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Dyrektor Instytutu Technologii Materialow Elektronicznych dr Zygmunt Luczynski
urodzif sie 16 lutego 1949 r. w Koszalinie. W latach 1967-1972 studiowal na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukonczeniu studiow rozpoczql prace w
Instytucie Badan Jadrowych. W 1976 r. uzyskal tytul doktora nauk chemicznych.
Rozprawa doktorska dotyczqca procesow solwatacji jonow w fazie gazowej zostala
wyrézniona nagrodq Polskiego Towarzystwa Badan Radiacyjnych. W latach 1977-1978
odbywal staz naukowy na Uniwersytecie Laval w Kanadzie prowadzqc badania w
dziedzinie fotochemii proceséw jonowych w fazie gazowej. Wyniki swych prac
dotyczqcych chemii jonéw w fazie gazowej i wysokocisnieniowej spektrometrii mas
opublikowal w licznych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W 1983 r. podjql
prace w Instytucie Technologii Materialow Elektronicznych, w ktérym prowadzil prace
naukowe i badawczo-rozwojowe w dziedzinie monokrystalicznych materialow
tlenkowych i ich zastosowan. Za prace dotyczqce technologii filtrow telewizyjnych typu
FT - 381 z akustycznq falq powierzchniowq z zastosowaniem niobianu litu i za
wdrozenie tej technologii do produkcji wielkoseryjnej zostal w 1988 r. wyrdzniony
nagrodq Ministra Przemyslu Maszynowego i Hutnictwa. W Instytucie Technologii
Materialéw Elektronicznych kierowal duzymi zespolami badawczymi realizujqcymi
prace badawczo-rozwojowe zakonczone licznymi wdrozeniami. W uznaniu osiqgnieé
naukowo-badawczych i organizacyjnych dr Zygmunta Luczynskiego, Rada Naukowa
ITME zarekomendowala go w 1994 r. na wakujqce stanowisko dyrektora naczelnego
Instytutu. Od 1 lutego 1994 r. dr Zygmunt Luczynski jest dyrektorem ITME powolanym
przez Ministra Przemysiu i Handlu po postepowaniu konkursowym.
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Rok 1995 w Instytucie Technologii Materialéw Elektronicznych byt rokiem
kontynuacji zasadniczych tendencji obserwowanych w Instytucie w latach
poprzednich. Prace badawcze prowadzono w ramach dziatalnosci statutowej oraz
indywidualnych projektéow badawczych KBN i Unii Europejskiej. Wzrost zakres
obszaru naukowej wspoélpracy z zagranica i w konsekwencji eksportu materiatow i
ustug badawczych. ITME zostal formalnie mianowany polskim centrum
koordynacyjnym programu czujnikowego NEXUSPAN i wydawca czasopisma MST
News-Poland. Zaawansowano realizowany wspdlnie z Politechnika Warszawska
program projektowania i wytwarzania podzespoléw mikrofalowych w ramach
europejskiego projektu EURO CHIP/EURO PRACTICE.

W 1995 r. gtéwnym produktem eksportowym Instytutu byt krzem dla zastosowan
czujnikowych (sensor grade silicon). Prace badawcze nad rozwojem technologii
krzemu zaowocowaly sformutowaniem wspolnie z naukowcami z Instytutu Opto i
Mikroelektroniki Politechniki Warszawskiej pakietem grantow KBN w dziedzinie
SOI (krzem na izolatorze), materialu poszukiwanego na rynku $wiatowym przez
producentéw czujnikéw i podzespotéw typu MOS. Z kolei badania w dziedzinie
technologii ~ materiatbw  podlozowych dla  osadzania  nadprzewodnikéw
wysokotemperaturowych  umozliwily rozszerzenie tematyki podlozy dla
heteroepitaksji o materialty dopasowane sieciowo do warstw azotku galu. Badania te
prowadzone byly wspélnie z Instytutem Fizyki Doswiadczalnej Uniwersytetu
Warszawskiego.

Nowym polem dziatalnosci Instytutu stala si¢ dziatalno$¢ dydaktyczna. Oprocz
tradycyjnie juz przeprowadzanych w ITME praktyk studenckich i prowadzonych pod
opieka pracownikéw Instytutu prac magisterskich studentéw Politechniki
Warszawskiej, rozpoczgto staty cykl wyktadow polaczonych z demonstracjami i
zwiedzaniem laboratoriow dla studentéw Wydziatu Inzynierii Materialowej PW. W
dobie znacznego rozwoju rynku elektroniki na $wiecie przedsigbiorstwa powszechnie
wskazuja na brak wykwalifikowanych pracownikéw zaznajomionych ze
wspoétczesnymi technologiami - jako bariery dalszego rozwoju. Z punktu widzenia
interesow kraju wszystkie dzialania zmierzajace do podniesienia kwalifikacji
absolwentéw uczelni poprzez zaznajamianie ich w praktyce z problemami technologii
wydaja si¢ mie¢ znaczenie szczegdlnie istotne.

Wynik finansowy Instytutu za 1995 r. jest ujemny, co zasadniczo zwiazane jest z
faktem znacznych inwestycji aparaturowych. Wydatki na nowa aparatur¢ byly znacznie
wyzsze niz ksiggowane koszty amortyzacji i niz strata bilansowa, a zwigkszenie
wartosci majatku Instytutu w postaci nowoczesnych urzadzen technologicznych i
badawczych powinno zaowocowaé w przysztosci. Nie mozna réwniez zapominaé, ze
wplaty dokonywane do budzetu i Zakiadu Ubezpieczenn Spolecznych sa nadal wyzsze
niz dotacja statutowa, jakq otrzymuje Instytut zakwalifikowany przeciez przez KBN do
najwyzszej kategorii A. :

Znalezienie przez Instytut odpowiedniego miejsca w Europie wigze si¢ jednak
zarowno z zapewnieniem doplywu milodej kadry, jak i z przygotowaniem bazy
technologicznej na poziomie europejskim - Instytut czynit i czyni wszelkie starania aby
w nowym uktadzie znalez¢ takie miejsce.
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ITME

Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych (ITME) jest jednostka
badawczo-rozwojowa powolang do zycia w 1979 r. przez Ministra Przemystu.
Powstal on na bazie Os$rodka Naukowo-Produkcyjnego Materiatow Elektronicznych,
ktérego dziatalnosé¢ datuje si¢ od r. 1970.

Przedmiotem dziatania ITME okreslonym w statucie uchwalonym przez Rad¢ Nau-
kowa jest:

1) prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie
inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciala stalego, a w szczego6lnosci
technologii otrzymywania nowoczesnych materiatow, ich obrdbki, miernictwa
oraz efektywnego ich wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin
gospodarki oraz przystosowywanie wynikow badan i prac do wdrazania w
praktyce,

2) wspoélpraca ze szkolami wyzszymi, instytutami naukowymi oraz innymi
jednostkami badawczo-rozwojowymi poprzez udostgpnianie im wilasnych
opracowan, materiatow oraz swiadczenie ustug w ww . zakresie,

3) wspoldzialanie z podmiotami gospodarczymi poprzez wprowadzanie no-
woczesnych technologii, udost¢pnianie nowoczesnych materiatdéw i swiadczenie
ustug,

4) wspolpraca z instytutami zagranicznymi w ww. zakresie.

Instytutem kieruje dyrekcja w skiadzie:

Dyrektor dr Zygmunt Luczynski
Sekretarz Naukowy prof.dr hab.inz. Andrzej Jelenski

Z-ca Dyr.ds.Technicznych inz. Jozef Srembowski
Gl.Ksiggowa mgr Teresa Rymsza
Gl.Ekonomista mgr Matgorzata Smietanowska

Z Dyrekcja wspolpracuje Rada Naukowa (p.4), ktérej przewodniczy cztonek
rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk - prof.dr hab.Bohdan Ciszewski.

W ITME pracuje ogétem 332 osob. Przychdd ITME ze sprzedazy w 1995 r. wynidst
12.687.237 zk. Przychody Instytutu tacznie z przychodami operacyjnymi i finansowymi
wyniosty 13.091.422 zt.

Schemat organizacyjny Instytutu przedstawiony jest w zat. 1-1.5.
Dziatalno$¢ merytoryczna ITME realizowana jest w ramach siedmiu dziedzin:

* zwigzki pélprzewodnikowe A"'B" i ich zastosowania
Prace w tej dziedzinie obejmuja:
- opracowywanie technologii oraz wytwarzanie w skali laboratoryjnej mono-
krysztatow i plytek A"BY (materialéw potrzebnych do wytwarzania przyrzadéw
poiprzewodnikowych),
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- opracowywanie technologii 1 realizacja procesow epitaksji na podiozach A"'b -
mono- lub wielowarstw zwigzkow wieloskiadnikowych technikq CVD lub
MOCVD (heterostruktury w skali nanometrowej zwiazkow A"BY),

- opracowywanie konstrukcji i laboratoryjne wytwarzanie przyrzadow pot-
przewodnikowych (uktady scalone, tranzystory, diody, sensory, elementy
optoelektroniki) ze zwiazkow AYRY,

- projektowanie i wytwarzanie precyzyjnych masek do litografii (w tym z uzyciem
elektrolitografu).

Prace koordynuje sekretarz naukowy ITME - prof.dr hab.inz. A.Jelenski. pracami

nad: monokrystalizacja i wytwarzaniem plytek kieruje dr inz.A. Hruban - kierownik

Zaktadu Technologii Zwiazkéw Potprzewodnikowych; epitaksja - dr inz.

W.Strupinski - kierownik Samodzielnej Pracowni Epitaksji Zwiazkéw Potprze-

wodnikowych; technologia struktur - dr inz. L.Dobrzanski - kierownik Zaktadu

Zastosowan Materiatow A"'B".

* monokrystaliczne materialy tlenkowe i ich zastosowania

Prace w tej dziedzinie obejmuja:

- opracowywanie technologii i wytwarzanie monokrystalicznych materiatow
tlenkowych do piezoelektroniki (LiNbO;, LiTaO;, kwarc syntetyczny),
optoelektroniki (w tym do techniki laserowej, np. YAG), optyki IR i UV oraz do
techniki nadprzewodnictwa,

- opracowywanie konstrukcji i wytwarzanie wielkoseryjne filtréw i rezonatorow z
akustyczng fala powierzchniowa (AFP) do odbiornikéw TV, telewizji kablowej i
sprzgtu profesjonalnego oraz radiokomunikacji.

Prace koordynuje doc.dr hab.inz. T.Lukasiewicz. Pracami w zakresie technologii

monokrysztatow i ptytek kieruje - doc.dr hab.inz. T.Lukasiewicz - kierownik Zaktadu

Technologii Monokrysztaldéw Tlenkowych, pracami aplikacyjnymi - kierownik

Zaktadu Piezoelektroniki - prof.dr hab.inz. W.Soluch.

* Kkrzem i jego zastosowania

Prace w tej dziedzinie obejmuja:

- opracowywanie technologii i wytwarzanie krzemu monokrystalicznego oraz
plytek krzemowych o specjalnych parametrach dla r6znych zastosowan,

- opracowywanie warstw epitaksjalnych odktadanych na podlozach krzemowych i
struktur specjalnych,

- opracowywanie i laboratoryjne wytwarzanie przyrzadéw polprzewodnikowych
dla mikrosystemow.

Prace koordynuje mgr inz. P.Zabierowski. Pracami nad: monokrystalizacja krzemu i

obrébka ptytek krzemowych kieruje mgr inz. P.Zabierowski - kierownik Zaktadu

Technologii Krzemu; epitaksja krzemu - dr inz. E. Nossarzewska-Orlowska -

kierownik Zaktadu Epitaksji, pracami aplikacyjnymi (technologia struktur) - dr inz.

L.Dobrzanski - kierownik Zaktadu Zastosowan Materialow A"'B".

* metale i kompozyty metalowe; ceramika i kompozyty ceramiczne
Prace w tej dziedzinie obejmuja:
- opracowywanie technologii i wytwarzanie:



- materialow (wyrobéw) z ceramiki alundowej, cyrkonowej i itrowej dla
elektroniki, techniki prézniowej, energetyki, rolnictwa, medycyny oraz celow
wojskowych,

- materialow kompozytowych ceramicznych i metalowych,

- metalicznych pokry¢ galwanicznych.

Prace koordynuje doc.dr Z.Librant. Pracami w dziedzinie ceramiki i kompozytow

ceramicznych kieruje doc.dr Z.Librant - kierownik Zaktadu Ceramiki i Ztaczy; w

dziedzinie kompozytow metalowych - inz. K.Kaliszuk-Stankowiak - kierownik

Samodzielnej Pracowni Metali; w zakresie powlok galwanicznych - dr E.Najdeker

- kierownik Zaktadu Technologii Chemicznych.

* pasty i lakiery dla elektroniki
Prace w tej dziedzinie obejmuja:
- opracowywanie technologii i wytwarzanie past elektronicznych, gtéwnie dla elek-
tronicznej techniki hybrydowe;.
Prace koordynuje dr inz. S.Achmatowicz - kierownik Zakfadu Past.

* szkla, §wiatlowody optyczne i optoelektroniczne

Prace w tej dziedzinie obejmuja:

- opracowywanie technologii oraz wytwarzanie nowych rodzajow szkiet i szkliw
dla potrzeb elektroniki, optoelektroniki, optyki konwencjonalnej, medycyny,
ochrony $rodowiska i zastosowan specjalnych,

- opracowywanie i wytwarzanie optycznych filtréw korekcyjnych o zadanej charak-
terystyce spektralnej,

- przetwarzanie termiczne szkiel we widkna optyczne oraz wielowléknowe
struktury $wiattowodowe i obrazowodowe.

Prace koordynuje dr inz. R.Stgpien - kierownik Samodzielnej Pracowni Szkiet.

Pracami nad: $wiattowodowymi strukturami zintegrowanymi dla celéw biome-

dycznych i technicznych kieruje - doc.dr L.Kociszewski; wytwarzaniem i zasto-

sowaniem szkiet fluorkowych w optoelektronice - dr inz. K.Jedrzejewski; mode-
lowaniem generacji promieniowania w falowodowych laserach dielektrycznych -
doc.dr hab.inz. P.Szczepanski.

* metody badan i charakteryzacji materialow elektronicznych

Prace w tej dziedzinie obejmuja:

- wspolprace w zakresie wykonywania rutynowych analiz wytwarzanych mate-
riatdow i struktur, opracowywanie nowych metod pomiarowych, udoskonalanie
posiadanej aparatury. W szczego6lnosci prace te dotycza:

- analizy strukturalnej monokrysztatow,

- analizy stanu powierzchni monokrysztalow podlozowych,

- charakteryzacji warstw epitaksjalnych i heterostruktur,

- badania struktur defektowych w pétprzewodnikach,

- badania sktadu chemicznego i poziomu czystosci materiatéw elektronicznych i
odczynnikow.

10
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Prace koordynuje prof.dr hab.inz. A.Turos. Pracami w zakresie badan
strukturalnych kieruje prof.dr hab.inz. A.Turos - kierownik Zaktadu Badan Mikro-
strukturalnych; w zakresie badan analitycznych - dr inz. W.Sokolowska -
kierownik Zaktadu Unikalnych Metod Pomiarowych.

2. DZIALALNOSC NAUKOWO-BADAWCZA

Dzialalnos¢ naukowo-badawcza ITME w 1995 r. (Tabela 1, zal. 2) byla
realizowana w ramach prac statutowych finansowanych z funduszu przydzielonego
przez KBN i czg$ciowo dofinansowanych z funduszy wiasnych Instytutu, projektow
badawczych KBN (grantow), projektow celowych oraz projektow finansowanych
przez Uni¢ Europejska, w ramach wspdlpracy migdzynarodowej i zagranicznej (zal.
5,6,7). Tak jak w latach poprzednich realizowane tematy prac statutowych byty
wybrane w wyniku konkursu przez Komisj¢ d/s Polityki Naukowej i Organizacyjno-
Finansowej Rady Naukowej ITME.

W 1995 r. kontynuowano prace w ramach grantéw (uzyskanych w latach 1993-
1994), jak rowniez ztozono w KBN 33 wnioski na projekty badawcze, z ktérych
uzyskano 16 (zat. 2.1).

Zwigkszajaca si¢ liczba publikacji w czasopismach o najwyzszej randze $wiatowej
(zat. 3), jak rowniez udzial przedstawicieli ITME w naukowych organizacjach
migdzynarodowych, udzial w organach kierowniczych tych organizacji (zatl. 12), liczny
udzial w konferencjach naukowych (zal. 4,13) swiadcza, ze Instytut aktywnie wiacza
si¢ w migdzynarodowe i krajowe zycie naukowe.

Uzyskanie przez jednego pracownika stopnia doktora habilitowanego nauk
technicznych, jak i 7 zaawansowanych prac doktorskich dobrze $wiadcza o rozwoju
dziatalnosci naukowej w Instytucie.

Uzyskano liczaca si¢ nagrod¢ za opracowanie past rezystywnych na metalach
pospolitych na Xth European Microelectronics Conference, Copenhagen, 05.14-
17.1995 (The best paper award).

Otrzymanie dwodch zlotych medali za telewizyjne filtry z akustyczng fala
powierzchniowa na TAREL'9S5 (VI Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Elekrotechniki
we Wroctawiu) oraz INPRO'9S (Il Targi Wynalazczosci i Nowoczesnej Techniki w
Bydgoszczy), jak i znaczne zwigkszenie ustug $wiadcza o efektywnym wdrazaniu
wynikoéw naukowych do dziatalnosci gospodarcze;j.

2.1. Najwazniejsze wyniki naukowo-badawcze

Wyniki prac naukowych realizowanych w 1995 r. przedstawione zostaly w
sprawozdaniach z prac statutowych, projektow badawczych KBN (grantéw) i pro-
jektow celowych (zal. 2) oraz w duzej mierze w publikacjach w czasopismach o randze
Swiatowej i materiatach konferencyjnych (zat. 3).

Prowadzone w 1995 r. prace naukowo-badawcze w znacznym stopniu byly kon-
tynuacja i rozszerzeniem prac rozpoczgtych w latach poprzednich, polegajacych na
poprawie wilasciwosdci aplikacyjnych materialéw juz stosowanych, ich technologii
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i metod charakteryzacyjnych, a takze nad opracowaniem nowych materialow, metod
technologicznych i badawczych.
Do najwazniejszych osiagnig¢ w 1995 r. zaliczy¢ nalezy:

* w dziedzinie zwigzki pélprzewodnikowe A"BY i ich zastosowania:

opracowanie technologii monokrysztatu InAs o $rednicy 50 mm,

okreslenie wplywu obrobki termicznej na wlasciwosci monokrysztatow SI

GaAs,

opracowanie metody odzysku arsenu,

uzyskanie dobrych parametréw warstw epitaksjalnych InP, InGaAs, GaAs
otrzymanych metoda MOCVD przy uzyciu zwiazkow alternatywnych,
opracowanie metody selektywnego trawienia GaAs,

opracowanie epitaksjalnych struktur laserowych (lasery, DBMQW),

wykonanie struktur epitaksjalnych fotodetektora InP/InGaAs (umowa z

ITE),

opracowanie submikrometrowej fotolitografii metoda lift-off,

opracowanie metody kompensacji wplywu sasiedztwa na wymiary struktur
generowanych wiazka elektronolitografii,

okreslenie wptywu podtoza i powierzchni na szumy m.cz. i w.cz. tranzystoréw
FET,

powotanie wspdlnie z Instytutem Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
Laboratorium  Projektowania  Mikrofalowych  Monolitycznych ~ Ukladow
Scalonych

* w dziedzinie monokrystaliczne materialy tlenkowe i ich zastosowania:

opracowanie technologii ptytek podtozowych NGO o $rednicy 50 mm,
opracowanie modeli rezonatoréw z akustyczna fala powierzchniowg na
czestotliwos¢ 705 MHz,

opracowanie technologii bezzarodziowych podtozowych ptytek kwarcowych
typu ST dla rezonatoréw SAW o $rednicy 75 mm,

opracowanie metody projektowania filtrow z AFP o dwéch apodyzowanych
przetwornikach migdzypalczastych,

okreslenie widma EPR centréw barwnych w SrLLaAlO, i SrLaGaO,

* w dziedzinie krzem i jego zastosowania:

opracowanie technologii otrzymywania krzemu o duzej rezystywnosci

metodq Czochralskiego,

opracowanie technologii wytwarzania plytek krzemowych do zastosowan
sensorowych (sensorgrade),

opracowanie technologii osadzania monokrystalicznych warstw epitaksjalnych na
krzemie porowatym,

opracowanie technologii grubych warstw epitaksjalnych o duzej rezystywnosci,
opracowanie struktury czujnikéw (bolometru i czujnika ci$nienia)

12


http://rcin.org.pl

w dziedzinie metale i kompozyty metalowe; ceramika i kompozyty ceramiczne:

- opracowanie technologii nakladek stykowych, w ktérych wyeliminowano tok-
syczny kadm,

- zbadanie warunkow otrzymywania supertwardych pokry¢ na bazie wegla,

- opracowanie ekologiczne bezpiecznej technologii chromowania,

- opracowanie technologii niskotemperaturowej metalizacji ceramiki

w dziedzinie pasty i lakiery dla elektroniki:

- opracowanie past platynowych dla czujnikow,

- opracowanie past rezystywnych na metalach pospolitych (The best paper award -
Xth European Microelectronics Conference, Copenhagen, 05.14-17.1995)

w dziedzinie szkla, §wiatlowody optyczne i optoelektroniczne:

- opracowanie absorpcyjnego szkia podiozowego i antycieplnych korekcyjnych
filtrow dichroicznych na jego bazie,

- opracowanie zintegrowanych $wiattowodowych koncentratorow $wiatta lasero-
wego (400-2000 nm)

w dziedzinie metody badan i charakteryzacji materialow elektronicznych:

- uzyskanie oryginalnych wynikow dotyczacych modyfikacji wiasciwosci ma-
terialdw w rezultacie dzialania wiazek jonowych,

- uzyskanie oryginalnych wynikow w zakresie badan wilasnosci strukturalnych i
magnetycznych stopéw amorficznych i nanokrystalicznych,

- opracowanie metody badawczej skiadu materialdw nadprzewodzacych metoda
RBS,

- opracowanie metody okreslania blokow i ksztaltu fali modulacji sktadu chemicz-
nego w pétprzewodnikowych strukturach periodycznych,

- okreslenie specyficznych wiasciwosci termicznych struktur potprzewodnikowych
w zakresie THz,

- opracowanie unikalnej aparatury do pomiaréw wiasciwosci pétizolacyjnych mate-
riatow potprzewodnikowych metoda pomiaru zaniku pradéw fotoindukowanych,

- utworzenie wspdlnie z Laboratorium Cigzkich Jonéw Uniwersytetu War-
szawskiego Laboratorium Mikroanalizy Jadrowej w oparciu o otrzymana przez
ITME w ramach wspolpracy polsko-francuskiej aparatur¢ do pomiaréw RBS i
akcelerator Van de Graaffa oraz dotacj¢ Fundacji Nauki Polskiej,

- opracowanie i wykonanie wysokorozdzielczego dyfraktometru rentgenowskiego
dla okreslenia parametrow sieci krysztatow w dwéch wymiarach,

- opracowanie programéw numerycznych pozwalajacych na interpretacje wynikow
otrzymanych metoda synchrotronowej topografii sekcyjnej w materiatach A"BY i
krzemowych strukturach warstwowych.
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2.2 Wspélpraca naukowa
a) migdzynarodowa

W 1995 r. nastapito dalsze rozszerzenie mi¢dzynarodowej wspétpracy naukowe;.

Na podreslenie zastuguje udziat ITME w 6 migdzynarodowych programach
finansowanych przez Wspoélnotg Europejska (zal. 5). Instytut uczestniczyt rowniez w 4
programach migdzynarodowych COPERNICUS oraz 2 projektach koordynowanych
przez agencje mi¢dzynarodowe. W ramach COPERNICUS’A kontynuowano prace
nad projektami dotyczacymi badania szuméw w strukturach niskowymiarowych
(prof.dr hab.inz. A.Jelenski) i niekonwencjonalnych metod modyfikacji struktury
powierzchni (prof.dr hab. M.Kopcewicz).

W ramach uméw migdzyrzadowych realizowanych bylo: 21 tematéw (zal. 6), 10
tematéw - w ramach wspoétpracy bezposredniej z placéwkami naukowymi z 10 krajow
(zal. 7), 8 zaktadéw naukowych ITME wspélpracowato bezposrednio w ramach 15
tematow naukowo-badawczych z naukowymi instytucjami zagranicznymi z 7 krajow
(zat. 10a).

Udzial pracownikow ITME w organizacjach mig¢dzynarodowych (zal. 12) i
konferencjach (zat. 4,13), liczba publikacji w czasopismach o randze swiatowej (zal. 3)
$wiadcza, ze Instytut wiacza si¢ aktywnie w migdzynarodowe zycie naukowe.

b) krajowa

Wspotpraca tg realizowano nie tylko w ramach wspélnych projektow badawczych,
rowniez we wspdlnej realizacji 60 tematow badawczych (zal. 10b), 11 zakladow
naukowo-badawczych wspotpracowalo bezposrednio z krajowymi instytucjami
naukowymi. W ramach wspélipracy z uczelniami wyzszymi np. z Politechnika War-
szawska Instytut uczestniczyl w procesie dydaktycznym poprzez organizowanie
wykladéw specjalistycznych, udostgpnianie swoich laboratoriéw technologicznych
studentom w ramach éwiczen, praktyk dyplomowych i zawodowych (zat. 19a,b,c).
Réwniez w ramach ustug Instytut dostarczal wielu placéwkom naukowym specjalnych,
wykonywanych wedlug zalozen zamawiajacych, materialow czy struktur do badan (zat.
21b). Z tych wzgledéw znaczng czgs$¢ tej dziatalnosci mozna réwniez zaliczy¢ do
wspotpracy naukowe;j.
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3. ROZWOJ KADRY NAUKOWEJ

Rok 1995 byl pod tym wzglgdem rokiem pomyslnym. Dr Wojciech
Wierzchowski uzyskat stopien doktora habilitowanego nauk technicznych w
dziedzinie elektroniki - krystalografii, badan doskonatosci materialow za roz-
prawe: Badania realnej struktury monokrysztalow i warstw epitaksjalnych z zas-
tosowaniem promieniowania synchrotronowego i symulacji obrazéw dyfrak-
cyjnych.

Siedmiu pracownikow Instytutu kontynuowato przewody doktorskie (mgr
J.Gaca, mgr inz.Z.Galazka, mgr inz.G.Gawlik, mgr A.Gloubokov, mgr
W.Hofman, mgr inz.J.Sass, mgr M.Wojcik).

Jeden pracownik (inz.A.Cirmirakis) rozpoczat studia podyplomowe na
Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (Systemy zapew-
nienia i doskonalenia jakosci).

Rada Naukowa ITME pozytywnie zaopiniowala kwalifikacje pracownikow
Instytutu do zatrudnienia na:

- stanowiskach naukowych:

adiunkta - 6 0s6b (K.Bziawa, L.Dobrzanski, A.Malag, M.Pal-
czewska, A.Wehr, J.Zachara),

asystenta -4 osoby (D.Pawlak, R.Fleszar, J.Kaczanowski, J.Kwiat-
kowski),

- stanowiskach starszych specjalistow badawczo-technicznych:
-4 osoby  (E.Dabrowska, J.Hechner, B.Szczytko, T.Wro-
bel),
- stanowiskach kierowniczych zaktadu naukowo-badawczego i pracowni nauko-
wo-badawczych:
-4 osoby  (J.Jagielski, J.Sass, A.Turos, W.Wierzchowski).

Duza uwage poswigcono umozliwieniu pracownikom ITME uczestnictwa w
naukowych, migdzynarodowych i krajowych konferencjach, seminariach,
sympozjach (zal. 13 a,b), organizacjach naukowych (zat. 12), stazach i stypen-
diach zagranicznych (zal. 14), seminariach wewnetrznych (zat. 16) i zew-
netrznych (zat. 17).

Pracownicy ITME byli autorami/wspotautorami: 83 prac statutowych, 35
projektéw badawczych KBN (grantéw), 6 projektéw celowych (zal.2), 202
artykutow wydrukowanych w czasopismach i materialach konferencyjnych
krajowych i zagranicznych (zal.3), 141 referatow, komunikatéw i posterow
wygloszonych na konferencjach, sympozjach, seminariach mi¢dzynarodowych
i krajowych (zat.4).
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4. DZIALALNOSC RADY NAUKOWEJ

Rada Naukowa ITME dzialajaca od 1980 r. Zarzadzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z 01.03.1990 r. uzyskata uprawnienie do nadawania
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie
inzynieria materialowa (w 1994 r. Rada Naukowa ITME nadala 3
pracownikom naukowym ITME stopien naukowy doktora).

I kadencja Rady Naukowej (1991-1995) powolanej zgodnie z ustawg z
25.07.1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jednolity Dz. Ustaw
nr44 z27.05.1991 r.). zakonczona zostala w 1995 r.

18 wrzesnia 1995 r. dokonano wyboru Rady Naukowej 1I kadencji obejmu-
jacej okres 06.1995-06.1999. Rada ukonstytuowata si¢ nastgpujaco:

prof.dr hab.

prof.dr hab.inz.

prof.dr hab.inz.

dr inz.

Bohdan Ciszewski -

Wiadystaw Wiosinski

Andrzej Jelenski -
Selim Achmatowicz

prof.dr hab.inz. Cezary Ambroziak
prof.dr Tadeusz Bold
drinz. Lech Dobrzanski
mgr Andrzej Gladki
doc.dr hab.inz. Pawet Kaminski
prof.dr hab. Michat Kopcewicz
doc.dr hab.inz. Jan Kowalczyk
doc.dr Zdzistaw Librant

doc.dr hab.inz.

prof.dr hab.inz.

prof.dr hab.

prof.dr hab.inz.

mgr
doc.dr hab.inz.

prof.dr hab.inz.

Tadeusz Lukasiewicz
Wiestaw Marciniak

Anna Pajaczkowska
Waldemar Soluch
Malgorzata Smietanpwska
Henryk Tomaszewski
Andrzej Turos

W ramach Rady dziatajq cztery Komisje:
Polityki Naukowej i Organizacyjno-Finansowej
(Przewodniczacy: prof.dr hab.inz. Wiadystaw Wtosinski)

Pracownicza

(Przewodniczacy: dr inz. Selim Achmatowicz)

ds. Oceny Kadry Naukowej i Badawczo-Techniczne;j

Przewodniczacy,
czlonek rzeczywisty
PAN

V-ce Przewodniczacy
czlonek korespondent
PAN

V-ce Przewodniczacy

(Przewodniczacy: doc.dr hab.inz. Tadeusz Lukasiewicz)

ds. Przewodow Doktorskich

(Przewodniczacy: prof.dr hab.inz. Andrzej Jelenski).

W 1995 r. odbyty si¢ 3 posxedzema Rady Naukowe_| (9 maja, 18 wrzesnia i

3 listopada) poswigcone m.in. problemom:
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- powolania Zaktadu Z-2 (Zakiad Badan Mikrostrukturalnych),

- wyboru 2 elektoréw do Rady Gtoéwnej Jednostek Badawczo-Rozwojowych
(dr inz. S.Achmatowicz, dr J.Jagielski)

- powotania Komisji Dyscyplinarnej dla Mianowanych Pracownikéw Nau-
kowych ITME (przewodniczacy dr inz. S.Achmatowicz) oraz jej Rzecznika
Dyscyplinarnego (prof.dr hab.inz. W.Soluch).

5. DZIALALNOSC SZKOLENIOWA

W ramach dziatalnosci szkoleniowej w 1995 r. pracownicy ITME uczest-
niczyli w mig¢dzynarodowych i krajowych naukowych konferencjach, semi-
nariach, sympozjach (zal.13a,b). Zorganizowano réwniez szereg seminariow
naukowych (zat.16).

W ramach wspéipracy z uczelniami wyzszymi Instytut wiaczyt si¢ w
dziatalno$¢ dydaktyczng uczelni udostgpniajac laboratoria Instytutu oraz jego
kadre dla pomocy w szkoleniu studentdw, zwlaszcza ze specjalnosci elek-
tronika, inzynieria materialowa, fizyka i chemia.

Przeprowadzono: praktyki studenckie (zal.192), wyktady dla studentow
Politechniki Warszawskiej (zal.19b), pokazy laboratoriéw i technologii
(zat.19c).

W ramach wspoétpracy ze szkotami Srednimi przeprowadzono praktyki za-
wodowe dla uczniéw S$rednich szko6t zawodowych (zat.19.1).

6. DZIALALNOSC W ZAKRESIE WYDAWNICTW, INFOR-
MACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

W 1995 r. Osrodek Informacji Naukowej i Technicznej prowadzit dzia-
talno$¢ w zakresie informacji naukowej i technicznej dla tematyki: inzynieria
materiatowa, elektronika, fizyka ciala stalego, technologia otrzymywania
nowoczesnych materialéw, ich obrobki, miernictwa, wykorzystania, matema-
tyka, fizyka, chemia, informatyka. Dziatalno$¢ ta realizowana byta w formie:

- dziatalnosci wydawniczej,

- techniki komputerowe;j,

- dzialalnosci bibliotecznej,

- baz danych (gromadzenie informacji na no$nikach komputerowych),

- opracowywania i rozpowszechniania informacji naukowej i technicznej.

* Dzialalno$¢ wydawnicza

W 1995 r. Instytut wydawat 2 czasopisma naukowe

-Materialy Elektroniczne (kwartalnik, zawierajacy artykuly problemowe
autor6w wiasnych i obcych, streszczenia wystapien pracownikow na Konfe-
rencjach, sympozjach, seminariach, kronik¢ ITME, Biuletyn PTWK) - 17 ar-
kuszy wydawniczych;

-Prace ITME (2 x w roku, zawierajace, rozprawy doktorskie: dr M.Palczew-
skiej, dr inz. A.Wehr) - 6 arkuszy wydawniczych.

Dodatkowo w ramach 'dziatalnos¢iwydawniczej opracowano i wydano:
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- materialy dla: EUROCHIP-EUROEAST Monolithic Microwave Integrated
Circuits Design Conference/Course, Warsaw 06.19-22.1995,
- 3 Komunikaty Informacyjne:
1/95 Obstuga informacyjna uzytkownikéw - 1995 r.
2/95 Czasopisma 1995 r. - wykaz
3/95 Komputerowe bazy danych o nauce i technice - 1995 r.,
- 6 numerow wydawnictwa informacyjnego Materiaty Elektroniczne Informa-
tor o Konferencjach, Targach, Wystawach 1995-2000,
- 4 numery Wykazu Nabytkow Biblioteki ITME,
- Wykaz Bibliograficzny Raportéow z Prac Naukowo-Badawczych ITME -
1994r.
W 1994 r. Instytut uzyskal z KBN na dofinansowanie dzialalnosci
wydawniczej w 1995 r. 100.000.000 zt.

* Technika komputerowa
- udoskonalono technikg¢ sktadu i famania komputerowego oraz opracowano
technike grafiki komputerowej, ktéra wykonywano nie tylko dla ww. wy-
dawnictw ITME, ale réwniez dla prac statutowych, grantow, wystapien na
konferencjach itp.

* Dzialalnosé biblioteczna

- zakupiono, opracowano 207 poz. wydawnictw zwartych,

- opracowano otrzymane w ramach prenumeraty, daru, wymiany 274 tytuty
czasopism, w tym 192 tytuly czasopism specjalistycznych polskich, 82 -
zagranicznych,

- liczba zarejestrowanych czytelnikow - 164,

- wypozyczenia: 664 poz. wydawnictw zwartych,

735 numerdw czasopism,
253 migdzybiblioteczne,

- czytelni¢ odwiedzito - 1850 osdb,

- udostgpniono na miejscu w czytelni (wydawnictwa zwarte, czasopisma) -
3480 poz.,

- prowadzono katalogi i kartoteki:

- na nosniku tradycyjnym: alfabetyczny (autorski), tematyczny (wg klasyfi-
kacji wiasnej), czasopism, sprawozdan z prac naukowo-badawczych ITME
(autorski, tematyczny), konferencji (1995-2000), zawartosci wydawnictw
wiasnych ITME (Materiaty Elektroniczne, Prace ITME (1974-1995),

- na no$niku komputerowym: czasopism, zawartosci wydawnictw ITME.
W 1994 r. Instytut uzyskat z Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki
290.000.000 zt. na dofinansowanie kosztow prenumeraty czasopism
zagranicznych w 1995 r.

* Bazy danych
1/ Kontynuowano i doskonalono dzialalnos¢ w zakresie zautomatyzowanego
systemu gromadzenia i wyszukiwania informacji MICRO CDS-ISIS w
ramach wiasnych baz danych:
- Materiaty Elektroniczne BAZA - informacja o artykutach, ksiazkach, lite-
raturze firmowej, patentach, sprawozdaniach z prac naukowo-badawczych
nie publikowanych w ramach 12 profili tematycznych (3925 poz.)
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1 - Si i przyrzady z Si

2 - Zwiazki A"BY

3 - Pozostale materiaty polprzewodnikowe

4 - Materiaty elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe
5 - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podtoza

6 - Materialy ceramiczne

7 - Szkta dla zastosowan optycznych

8 - Materialty kompozytowe

9 - Pasty do uktadow hybrydowych
10 - Metalizacja i czyste metale
11 - Pélprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i uktady scalone
12 - Przyrzady z akustyczna falg powierzchniowa

- Dorobek Pracownikéw ITME - informacja o publikacjach, wystapieniach
na konferencjach, krajowych i zagranicznych pracownikéw ITME w 1995
r. (300 poz.).

- Materialy Elektroniczne SYNABA - informacja o pracach naukowo-
badawczych statutowych, projektach celowych, grantach - 1995 r. (124

poz.).

2/ Opracowano stownik stow kluczowych do whasnych baz danych (2850).
W 1995 r. Instytut uzyskat z KBN na prowadzenie ww. baz dofinansowanie
w wysokosci 10.960 zt.

* Obsluga informacyjna
- przekazano do Osrodka Przetwarzania Informacji KBN i Centrum Upow-
szechniania Nauki PAN informacj¢ o 124 pracach naukowo-badawczych.
Zwroci¢ nalezy uwagg, ze Instytut jest jednym z 4 osrodkéw naukowych
w kraju przekazujacych informacj¢ na magnetycznych  nosnikach
informacji,
- kontynuowano i doskonalono dziatalnos¢ w zakresie kompleksowej i
selektywnej obstugi informacyjnej uzytkownikow w postaci:
- profili tematycznych (12 profili, 58 uzytkownikow, 3800 poz.)
- Current Contents (121 tytutéw, 62 uzytkownikdéw, 1012 poz.)
- wykonania 150.000 odbitek kserograficznych dokumentéw wskazanych
przez uzytkownikow, wybranych na podstawie skomputeryzowanej
"BAZY: L

7. DZIALALNOSC WYNALAZCZA

W 1995 r. w ITME zgloszono 3 projekty wynalazcze. Dokonana wstgpna
analiza tych zgloszen, pozwolita stwierdzi¢, iz tylko jedno zgloszenie nosi
cechy wynalazku i moze podlega¢ ochronie patentowe;j.
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Po przeprowadzonych wstgpnych badaniach zdolnosci patentowej, do
Urzedu Patentowegc RP zgloszono 2 wynalazki w celu uzyskania ochrony
patentowej.

W 1995 r. Instytut uzyskat w UP RP | patent na wynalazek nr 168519:
Sposob wytwarzania warstwy epitaksjalnej; tworcy: Mirostaw Czub i Wtodzi-
mierz Strupinski.

Po analizie techniczno-ekonomicznej podjgto postgpowanie administracyjne
zakonczone decyzja wobec 5 projektdow wynalazczych, 3 projekty wynalazcze
przyj¢to do wykorzystania w ITME. W trakcie rozpatrywania byly 4 projekty.
Lacznie w 1995 r. wykorzystywano w ITME 9 projektéw wynalazczych.

8. DZIALALNOSC MARKETINGOWA

W 1995 r. Dziat Marketingu w ramach promocji i reklamy informowat o
dziatalnosci ITME poprzez:
- opracowanie 1 dystrybucj¢ syntetycznego informatora o ITME (w jezyku
angielskim),
- opracowanie odpowiedzi do ankiet informacyjnych, kierowanych do ITME
przez MPiH, KBN oraz Radg¢ Jednostek Badawczo-Rozwojowych,
- umieszczanie informacji w wydawnictwach promocyjnych: "High Techno-
logy in Poland", "Panel", "Kompass" itp.,
- dystrybucj¢ folderow i ulotek.
Informacja o ustugach i produktach wytwarzanych w ITME przekazywana
byta w formach:
- wydawnictw Dzialu Marketingu (ogoélnego i branzowych katalogéw wy-
robow i ustug oraz kart katalogowych i ulotek),
- ogloszen reklamowych w prasie technicznej,
- udzialu w migdzynarodowych i krajowych wystawach i targach (zat. 20),
- udzialu w konkursach na targach wyrobéw elektronicznych (filtry pro-
dukcji ITME uzyskaty zlote medale najlepszych wyrobéw na targach
INPRO'9S i TAREL'9S).

9. SPRZEDAZ WYROBOW I USLUG

Sprzedaz wyrobow i ustug ITME stanowita w 1995 r. liczace si¢ zrdodto
przychodow finansowych Instytutu. Stale rozszerzajacy si¢ asortyment wyro-
bow 1 ustug to wynik komercjalizacji zrealizowanych w Instytucie prac
naukowo-badawczych (statutowych, grantéw, projektow celowych). Wobec
utrzymywania si¢ stabej kondycji finansowej wielu krajowych przedsigbiorstw
elektronicznych oraz duzego rozproszenia odbiorcdw, dynamika sprzedazy
wyroboéw i ustug ITME na rynku krajowym byla bardzo ograniczona, a
chetnych do kupna i wdrazania technologii nie bylo. W tej sytuacji wzrost
sprzedazy osiagnig¢to przez wdrazanie nowych opracowan w jednostce ma-
cierzystej.

W Tabeli 2 przedstawiono wartosc /sprzedazy- wyrobéw i ustug ITME
(dokonanej w 1995 r.) i poréwnano ja z wynikami roku 1994.
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Tabela 2

WARTOSC SPRZEDAZY WYROBOW I USLUG ITME

Wartos$¢ sprzedazy w Wazrost %
Rodzaj sprzedazy
1995/1994 r.
1995 r. 1994 r.

sprzedaz krajowa 1453210 1298 193 111,94
sprzedaz na eksport 1 440 981 509 320 282,92
azem (wartos¢ netto
F)ez podatku VAT) 2 894 191 1807513 165,26

W 1995 r. odnotowano ponad dwukrotny wzrost sprzedazy na eksport co
bylo wynikiem aktywnej dziatalnosci handlowej Instytutu w kontaktach z
zagranicznymi duzymi firmami elektronicznymi, instytutami naukowymi i
wyzszymi uczelniami (zat. 21a). Przedmiotem eksportu byly przede wszystkim
produkty potprzewodnikowe. Dziatalnos¢ eMTi i zagranicznych posrednikow
sprzedazy oraz reklama wyrobow, a takze duza chtonnos$¢ rynku zagranicznego
na materialy elektroniczne stwarzaja dobra perspektywe eksportu wyrobow
ITME na przysztos¢.

Krajowymi odbiorcami wyrobdw i ustug ITME (zat. 21b ) w 1995 r. byty:

- placowki naukowo-badawcze,

- przedsigbiorstwa przemystowe,

- odbiorcy indywidualni.

Do najwazniejszych, sprzedawanych w duzej ilosci produktéw ITME przez-
naczonych na rynek krajowy nalezaty: filtry z akustyczna fala powierzchniowa,
pasty elektroniczne, zespoly i elementy dla techniki biomedycznej, produkty
ceramiczne, materialy pdtprzewodnikowe 1 monokrystaliczne materiaty
tlenkowe.

10. DZIALALNOSC INWESTYCYJNA

1995 r. Instytut wzbogacit si¢ o 3 stanowiska pomiarowe oparte o unkalng
aparatur¢ badawczg oraz 2 stanowiska do projektowania komputerowego CAD:
1/ stanowisko pomiarowe gigbokich centrow defektowych w potprzewod-
nikach metoda pomiaru fotopradéw (PITS) w temperaturach helowych.
Zasadniczymi elementami uktadu sa: kriostat firmy Leybold, szeroko-
pasmowy pikoamperometr 928 Keithley, oscyloskop cyfrowy HP-4520
oraz wykonany w ramach projektu badawczego KBN unikalny kom-
puteryzowany uklad pomianowy,
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2/ spektrofotometr emisyjny z plazmowym zrédiem wzbudzania JY 138
Ultratrace firmy Jobin Yvon przeznaczony do badan zanieczyszczen
$ladowych materiatow elektronicznych, na poziomie ppb,

3/ stanowisko pomiarowe grubosci warstw epitaksjalnych Si i zwiazkow
A"BY, oraz koncentracji tlenu i wegla w krzemie. Zasadniczym przy-
rzadem pomiarowym uktadu jest spektrofotometr FTIR firmy Biorad QS
408 zainstalowany w pomieszczeniu "clean box" w klasie czystosci 10,

4/ stacja robocza Hewlett-Packard 720/80 wyposazona w procesor PA 7100
LC, pami¢¢ RAM 64MB i dysk sztywny IGB dla projektowania filtrow z
akustyczng falg powierzchniowa,

5/ stacja robocza SUN Sparcstation 4 dla przesylania danych i projek-
towania mikrosystemow i mikrofalowych uktadéw scalonych.

Poza tym podobnie jak w latach poprzednich duze $rodki przeznaczone

zostaly na modernizacj¢ systemu energetycznego Instytutu.

11. INFORMATYKA I SYSTEMY INFORMATYCZNE

Wedtug stanu na 31.12.1995 r. Instytut wyposazony byt w 115 komputeréw

klasy minimum PC-XT:
PC-XT 28 szt.
PC 286 32 szt
PC 386 22 szt.
PC 486 28 szt.
BCRS 8sSiszt.

Wigkszos¢ komputeréw wyposazonych jest w drukarki iglowe (61 szt.),
laserowe (16 szt.) lub atramentowe (4 szt; w tym 2 kolorowe). Niektore zes-
tawy komputerowe wyposazone sa roOwniez w plotery (4 szt.), skanery (2 szt.),
streamery (2 szt.), CD-ROM'y (4 szt.), interface'y pomiarowe (11 szt.) oraz
UPS'y (17 szt.).

W 1995 r. uruchomiony zostat Instytutowy serwer internetowy z ktdrego
aktualnie korzystaja indywidualnie 23 osoby. Stale podtaczenie do Internetu
daje mozliwos¢ korzystania on-line z podstawowych ustug internetowych (ftp,
telnet e-mail, www). Podlaczenie to zostalo zrealizowane w oparciu o lini¢
telefoniczna dzierzawiona od TP S.A. do centrali w Srédmiesciu, z wykorzys-
taniem modemdw pracujacych w trybie asynchronicznym z szybkoscia 38400
bodéw.

Podjeto prace nad stworzeniem i mozliwosciami przesytania informacji z
zgromadzonej w DS-3 bazy danych "Materialy Elektroniczne-BAZA",
wykorzystujacej system operacyjny DOS 62, posadowiony na dysku twardym
o pojemnosci 540 MB, zawierajacy 32 MB informacji. Aktualne informacje z
bazy danych udostgpniane sg poprzez e-mail i dyskietki. W przysztosci
udostepnianie BAZY jest przewidziane jako ustuga on-line.
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12. ZATRUDNIENIE

Ogolny stan zatrudnienia w 1995 r. byl nieco nizszy niz w 1994 r. (spadek o
1%). Poprawita si¢ natomiast struktura zatrudnienia (wzrost liczby pracow-
nikéw naukowych o 7%). Zatrudniono: 14 osob, w tym: 2 absolwentow szkol
wyzszych, 5 pracownikow naukowych (3 osoby ze stopniem doktora nauk
technicznych).

Srednia placa wyniosta 1003 z}. i wzrosla w stosunku do 1994 r. 0 20%.

Tabela 3
ZATRUDNIENIE W ITME (wg stanu na 31.12.1995 r.)
Struktura zatrudnienia 199Sir: 1994 r.

Liczba pracownikow ogoétem: (298 etatow) 332 331
w tym na urlopach bezplatnych 10 3
Liczba pracownikéw naukowych ogotem 76 72
w tym:

profesoréw 11 11

doktoréw habilitowanych 12 11

docentow doktorow ) 2

adiunktow 36 34

w tym: ze stopniem doktora 24 18

asystentow 15 14
Liczba pracownikéw badawczo- 28 29
technicznych
w tym ze stopniem doktora 4 4
Liczba pracownikéw inzynieryjno- 135 142
technicznych
Liczba bibliotekarzy i archiwistow 4 4
Liczba pracownikéw administracji 46 43
Liczba innych pracownikéw 34 38

13. WYNIKI EKONOMICZNE

Przychody ze sprzedazy wyniosty 10.612 tys. zt i stanowia 129% analo-
gicznej sprzedazy 1994 r. W cenach poréwnywalnych przychody 1995 r.
stanowig 102% przychodéw 1994 r. Koszty dzialalnosci wyniosty 12.111 tys.
zt i stanowi 128% kosztow 1994 r. W cenach poréwnywalnych koszty 1995 r.
stanowig 96% kosztow 1994 r. (Tabela 4).

Udzial wplywow na dziatalno$¢ naukowa w przychodach ze sprzedazy
ogdétem wynidst 59% i spadt o 8% w stosunku do 1994 r. Znacznie wzrosta
sprzedaz na eksport (282%), sprzedaz ustug krajowych (140%) oraz inne
przychody (165%).
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Na wzrost kosztéw dziatalnosci najwigkszy wplyw miat wzrost kosztu
amortyzacji 0 416.858 zt (156%), materiatow (137%) oraz plac i narzutéw na
ptace (116%).

Dziatalno$¢ Instytutu w 1995 r. przyniosta strate brutto 470.778 zt., uznano
jednak, ze bez wydatkéw na nowa aparaturg, ktére znacznie przewyzszajq
koszty amortyzacji i strat¢ bilansowa zagrozony bytby rozw¢j Instytutu w
przysztosci.

W ciagu 1995 r. Instytut zachowat ptynnos¢ finansowa, terminowo regu-
lowat zobowiazania, w szczegélnosci wobec budzetu panstwa i ZUS oraz spla-
cal zaciagniety w 1993 r. kredyt inwestycyjny.
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14. DZIALALNOSC ITME W LICZBACH

Dzialalno$¢ naukowo-badawcza ITME w 1995 r. ilustruja nastgpujace dane
liczbowe:

1

83

35

16

21

10

7o

118

40

87

pracownik uzyskat stopien naukowy doktora habilitowanego nauk

technicznych
pracownikow kontynuowato przewody doktorskie

pracownik naukowy z zagranicy uzyskal w ITME stypendium
naukowe

prace statutowe

projektdw badawczych KBN (grantéw)

projektéw celowych

uzyskanych grantow

mig¢dzynarodowych programéw badawczych

tematdw naukowo-badawczych realizowanych w ramach
wspolpracy migdzynarodowej (w oparciu 0 umowy
mig¢dzyrzadowe)

tematéw naukowo-badawczych realizowanych w ramach
wspotpracy zagranicznej na podstawie umow/porozumien

tematéw wspodtpracy naukowo-badawczej zaktadow naukowych
ITME ( w tym 15 zagranicznych, 60 - krajowych)

artykutléw wydrukowanych w czasopismach
1 materiatach konferencyjnych o zasiggu
mi¢dzynarodowym

artykuléw przyjetych do druku w czasopismach i
materialach konferencyjnych o zasiggu

mig¢dzynarodowym

artykuléw wydrukowanych w czasopismach i materiatach
konferencyjnych o zasiggu krajowym

artykulow przyjetych do druku w czasopismach
i materiatach konferencyjnych o zasiggu krajowym
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zat. 2

zat. 2

zal.2

zal. 2.1

zal. 5

zatl. 6

zat. 7

zal. 10a,b

zatl. 3.1a

zal. 3.1b

zal. 3.2a

zal. 3.2b


http://rcin.org.pl

25

76

35

23

32

58

95

41

30

12

referatow wygloszonych na 18 konferencjach, seminariach,
sympozjach o zasiggu migdzynarodowym

komunikatow i posteréw wygltoszonych na 36 konferencjach,
seminariach, sympozjach o zasiggu migdzynarodowym

referatow wygloszonych na 4 konferencjach, seminariach,
sympozjach o zasiggu krajowym

komunikatéw i posterow wygloszonych na 14 konferencjach,
seminariach, sympozjach o zasiggu krajowym

arkusze wydawnicze wydawnictw naukowych ITME (Materiaty
Elektroniczne, Prace ITME)

pracownikéw ITME jest cztonkami 19 naukowych instytucji
i stowarzyszen mi¢dzynarodowych i zagranicznych

pracownikow ITME jest cztonkami 18 naukowych instytucji
i stowarzyszen krajowych

pracownikow uczestniczyto w 56 mig¢dzynarodowych
naukowych konferencjach, seminariach,

sympozjach

pracownikéw uczestniczyto w 19 krajowych naukowych
konferencjach, seminariach, sympozjach

seminaridow naukowych organizowanych przez ITME, w tym:
20 - prowadzonych przez pracownikéw ITME

10 - prowadzonych przez zaproszonych pracownikéw naukowych

seminaridw naukowych prowadzonych przez 7 pracownikow
ITME poza Instytutem

konferencji i posiedzen organizowanych przez ITME
(w tym: 2 migdzynarodowe, 3 krajowe)

wystaw, targdw migdzynarodowych i krajowych, w ktérych
ITME wzieto udziat

pracownikéw odbyto staze naukowe za granica

pracownikéw uzyskato stypendium naukowe za granica
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zat. 4.1b

zat. 4.2a

zal. 4.2b

zal. 12a

zal. 12b

zal. 13a

zal. 13b

zat.16

zat. 17

zat. 15

zat. 20

zal. 14

zat. 14
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18

32

26

13

93

74

48

70

pracownikoéw naukowych z zagranicy wspotpracowato z ITME
(badania naukowe, staze, stypendia)

zagraniczne jednostki naukowo-badawcze, z ktérymi
wspolpracowat ITME

krajowych jednostek naukowo-badawczych, z ktérymi
wspotpracowat ITME

praktyki dla 5 studentow
wyktadéw przeznaczonych dla studentow (30 godzin)

studentéw zwiedzalo laboratoria badawcze ITME
i zapoznawato si¢ z technologiami badawczymi

praktyk zawodowych dla 21 uczniéw Srednich szkot
zawodowych

pracownikow uczestniczyto w 10 kursach i seminariach
szkoleniowych

zagranicznych odbiorcéw produktéw i ustug ITME
z 17 krajoéw (eksport)

krajowych odbiorcéw korzystato z produktéw i ustug ITME
(w tym 11 placowek naukowo-badawczych)
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zal. 9

zat. 11

zat. 19a

zat. 19b

zat. 19¢

zat. 19.1

zat. 18

zal. 21a

zal. 21b
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WYKAZ ZALACZNIKOW

1.

Schemat organizacyjny ITME
1.1. Wykaz zaktadéw naukowo-badawczych ITME
1.2. Dziaty podlegte DN
1.3. Dziaty podlegte DS
1.4. Dzialy podlegte DU
1.5. Dziaty podlegte DK i DE

2.Wykaz tematow: prac statutowych (s), projektow

W

badawczych KBN (grantéw - g), projektow celowych (¢)
2.1 .Wykaz projektéw badawczych KBN (grantow)
uzyskanych w 1995 r.

. Wykaz publikacji pracownikéw ITME: artykuty

w czasopismach i materiatach konferencyjnych
3.1. o zasiggu migdzynarodowym

a) opublikowane

b) w druku
3.2. o zasiggu krajowym

a) opublikowane

b) w druku

Wykaz referatow, komunikatéw, posterow wygloszonych
na konferencjach, seminariach, sympozjach
4.1. o zasiegu migdzynarodowym
a) referaty
b) komunikaty i postery
4.2. o zasiggu krajowym
a) referaty
b) komunikaty i postery

Wykaz migdzynarodowych programéw badawczych,
w ktorych uczestniczyt ITME

Wykaz tematéw naukowo-badawczych realizowanych
w ramach wspotpracy migdzynarodowej (w oparciu
o umowy migdzyrzadowe)

Wykaz tematéw naukowo-badawczej wspoétpracy
zagranicznej (na podstawie umoéw/porozumien)

Wykaz pracownikdéw naukowych z zagranicy
wspotpracujacych z ITME (badania, staze, stypendia)

. Wykaz zagranicznych jednostek naukowa badawczych

z ktorymi wspotpracowal ITME
31
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10.Wykaz tematow wspodtpracy naukowo-badawczej
zaktadéw naukowych ITME
a) wspolpraca zagraniczna
b) wspoétpraca krajowa

11.Wykaz krajowych jednostek naukowo-badawczych
z ktorymi wspotpracowat ITME

12.Wykaz pracownikéw ITME nalezacych do instytucji
i stowarzyszen naukowych
a) migdzynarodowych i zagranicznych
b) krajowych

13.Wykaz konferencji, seminariow, sympozjow,
w ktérych brali udziat pracownicy ITME
a) migdzynarodowych i zagranicznych
b) krajowych

14.Wykaz pracownikow ITME, ktorzy uzyskali stypendia
zagraniczne/odbywali staze naukowe za granica

15.Wykaz konferencji i posiedzen zorganizowanych
przez ITME
a) zagranicznych
b) krajowych

16.Wykaz seminariow naukowych organizowanych
przez ITME

17. Wykaz seminariow naukowych prowadzonych
* przez pracownikéw ITME poza Instytutem

18. Wykaz kurséw i seminariéw szkoleniowych,
w ktérych brali udziat pracownicy ITME

19. Wspotpraca dydaktyczna ITME z uczelniami wyzszymi

a) praktyki studenckie,
b) wyklady nt. technologii materiatow
potprzewodnikowych
c¢) zwiedzanie laboratoriow ITME i zapoznawanie si¢
z technologiami badawczymi
19.1.Wspétpraca dydaktyczna ze srednimi szkotami
zawodowymi: praktyki

20. Udziat ITME w migdzynarodowych i krajowych
wystawach/targach: wykaz

21. Wykaz odbiorcow produktéw i ustug ITME
a) zagranicznych (eksport)
b) krajowych
- placowki naukowo-badawcze
- krajowe podmioty gospodarcze
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Zalgeznik 1.1

WYKAZ ZAKEADOW NAUKOWO-BADAWCZYCH ITME

Z-1

Z-2

Z-3.1

Z-10.1

Z-14

Z-15.1

Z-16

Z-18

Z-20

Z-21

Zaktad Unikalnych Metod Pomiarowych (kierownik: dr inz. W.Sokotowska)
Zaklad Badan Mikrostrukturalnych (kierownik: prof.dr hab.inz.A.Turos)
Samodzielna Pracownia Metali (kierownik: inz.K.Kaliszuk-Stankowiak)
Zaktad Ceramiki i Ztaczy (kierownik: doc.dr Z.Librant)

Zaktad Technologii Krzemu (kierownik: mgr inz.P.Zabierowski)

Zaktad Technologii Zwiazkow Potprzewodnikowych
(kierownik: dr inz.A.Hruban)

Zaktad Technologii Chemicznych (kierownik: dr E.Najdeker)
Samodzielna Pracownia Szkiet (kierownik: dr inz. R.Stgpien)
Zaktad Epitaksji (kierownik: dr inz.E.Nossarzewska-Ortowska)

Samodzielna Pracownia Epitaksji Zwiazkow P\ Iprzewodnikowych
(kierownik: dr inz.W.Strupinski)

Zaktad Past (kierownik: dr inz.S.Achmatowicz)

Zaktad Technologii Monokrysztatow Tlenkowych
(kierownik: doc.dr hab.inz. T.Lukasiewicz)

Zaklad Zastosowan Materiatow A"BY (kierownik: dr inz.L.Dobrzanski)

Zaktad Piezoelektroniki (kierownik: prof.dr hab.inz.W.Soluch)
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Zalgcznik 1.2

Gt. Specjalista
ds. Marketingu

NM-1| Dziat Planowania i Sprzedazy

NM-2| Dziat Informatyki

Dziat Spraw
Pracowniczych

Radca Prawny

Stanowisko Pracy ds.
Organizacji i Zarzgdzania

DZIALY PODLEGLE DN
ITME
DN
DYREKTOR
NK
NP
NO
NB

Stanowisko Pracy ds.
BHP i Ochrony Ppozarowej
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Zalacznik 1.3

DZIALY PODLEGLE DS

ITME

DN
DYREKTOR
ps| SEKRETARZ

NAUKOWY

ASHCE Gt. Specjalista ds. DS-3 Osrodek Informacji
"' |Wspétpracy z Zagranicg Naukowej i Technicznej
B 5 s i DS-3.1| Biblioteka
Sekcja Wynalazczosci Sekcja Informacji
DS-2| Ochrony Patentowej DS-3.2| Naukowej i Techncznej
Stanowisko pracyds.

DS-3.3| Zastosowan Techik
Komputerowych
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Zalgcznik 2

WYKAZ TEMATOW PRAC STATUTOWYCH (s), PROJEKTOW
BADAWCZYCH KBN (grant6w - g), PROJEKTOW CELOWYCH (c)

ZWIAZKI POLPRZEWODNIKOWE A"BY I ICH ZASTOSOWANIA

1.  Badanie wptywu zjawiska sasiedztwa na wymiary struktur
generowanych wiazka elektronowa (s)
mgr inz.G.Adamkiewicz, mgr inz.A.Kowalik,
inz.J.Podgorski

2. Opracowanie metodyki otrzymywania ptytek polikrystalicznych
GaP silne domieszkowanych Zn i Te do procesow epitaksji z
fazy cieklej (s)
mgr inz.W.Brzozowski, dr inz.A.Hruban,
mgr inz.R.Fleszar, mgr.inz. A .Materna, mgr.inz.W.Dalecki

3.  Zastosowanie alternatywnych zrdodet fosforu i arsenu w
technologii zwiazkéw InP i GaAs metoda MOCVD (s)
dr inz.M.Czub

4.  Badanie transportu no$nikdw w jednowymiarowym tranzystorze
polowym z arsenku galu (g)
dr inz.L.Dobrzanski

5. Opracowanie modelu tranzystora HEMT i jego charakteryzacja (s)
dr inz.L.Dobrzanski, mgr K .Przyborowska,
mgr inz. T.Lukasiewicz, mgr inz.A.Jagoda,
mgr inz.K.Géra, mgr inz.A.Kowalik

6.  Opracowanie technologii mycia ptytek GaAs z zastosowaniem
nowych mediéw myjacych (s)
mgr A.Gladki, inz.F Nosowska
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10.

11.

12.

13,

14.

Zastosowanie reaktora plazmowego do selektywnego trawienia
arsenku galu (s)
mgr inz.K.Goéra, mgr inz. T.Lukasiewicz

Badania nad otrzymaniem niedomieszkowanych, pétizolacyjnych
monokrysztatow InP (g)
dr inz.A.Hruban

Badanie warunkéw krystalizacji GaAs przy obnizonych
gradientach temperatury (s)
dr inz.A .Hruban, mgr inz.W.Orlowski, mgr inz.A.Mirowska,
mgr inz.R.Fleszar, mgr inz.W.Dalecki

Matoseryjna produkcja monokrysztatéw i ptytek podtozowych
GaAs:Si o $rednicy 51 mm i 76 mm (c)
dr inz.A .Hruban

Wzrost niskodyslokacyjnych monokrysztatéw SI GaAs zmodyfikowana

metodq Czochralskiego (g)
dr inz.A.Hruban

Badanie metoda kanatowania jonéw heterostruktur zwiazkow
pétprzewodnikowych A"BY (s)
mgr J. Kaczanowski, dr inz.W.Strupinski, dr inz.M.Czub

Zastosowanie technik wielowarstwowych w procesie
elektronolitografii (s)
mgr inz.A.Kowalik, mgr inz.G.Adamkiewicz,
inz.J.Podgorski, A.Jankowska, mgr K.Dabrowa,
mgr inz.A.Jagoda, mgr inz.T.Lukasiewicz,
mgr K.Przyborowska, Z.Rekué

Zastosowanie metody DLTS do badania gl¢bokich centrow
defektowych w warstwach epitaksjalnych wielosktadnikowych
zwiazkow A"BY (s)

inz.R.Koztowski, doc.dr hab.inz.P.Kaminski
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16.

670

18

19

20.

21,

22,

Fotolitografia submikronowa metoda lift oft (s)
mgr inz. T.Lukasiewicz, mgr inz.K.Gora,
mgr inz.A.Jagoda, mgr K.Przyborowska

Monokrysztaty ZnSe, ZnMgSe i ZnMnSe - perspektywiczne
materiaty dla optoelektroniki (g)
dr K.Nowysz

Opracowanie metody otrzymywania monokrysztatdw InAs typu n i
p o $rednicy 2" (s)
mgr inz. W.Orlowski, dr inz.A.Hruban, mgr inz.A.Mirowska,
mgr S.Strzelecka, mgr A.Gladki, mgr inz.A.Materna,
mgr H.Gola, inz.F Nosowska, S.Juszt, M.Wolszczak

Wplyw defektow podioza na doskonalosé¢ struktury warstw
epitaksjalnych InP (s)
mgr M.Pawlowska

Wptyw procesoéw technologicznych na powstawanie mikrowydzielen
w SI GaAs (g)
mgr M.Pawlowska

Opracowanie metodyki badan wiasnosci elektrycznych cienkich
warstw epitaksjalnych wielosktadnikowych (In,Ga,Al,As,P)
zwiazkow A"BY (s)

mgr inz.M.Piersa, mgr M.Gladysz, mgr S.Strzelecka,

mgr inz.E.Wegner , dr K.Nowysz

Badanie zjawiska pasywacji powierzchni GaAs, InP i zwiazkow
potrdjnych przy pomocy siarki (s)
mgr K.Przyborowska, mgr inz.K.Géra, mgr inz.A.Jagoda,
mgr inz.T.Lukasiewicz, mgr inz.Z.Wolosiak,

Okreslenie koncentracji domieszek resztkowych w
potizolacyjnych zwiazkach A"BY (s)
dr inz.W.Sokotowska, mgr A.Karas
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23.

24,

25,

26.

2.

28.

9.

Badania wptywu warunkow technologicznych tranzystoréw polowych
na intensywnos$¢ szumoéw matoczgstotliwosciowych (g)
prof.dr hab.inz.L.Spiralski

Epitaksja MOCVD zwiazkéw na bazie InP zawierajacych aluminium (s)
dr inz. W.Strupinski

Opracowanie metodyki obrobki termicznej ptytek SI GaAs dla
celow aplikacyjnych (s)
mgr S.Strzelecka, dr inz.A.Hruban, mgr M.Gladysz,
mgr inz.E.Wegner, mgr inz.M.Piersa, mgr inz. W.Orfowski
mgr A.Gtladki, dr K.Nowysz

Technika NDT jako metoda otrzymywania jednorodnych monokrysztatow
GaAs o precyzyjnie kontrolowanych wiasnosciach (g)
mgr S.Strzelecka

Analiza widm luminescencyjnych warstw epitaksjalnych otrzymywanych
metodag MOCVD (s)
mgr B.Surma, mgr J.Blazewicz, inz.M.Mozdzonek

Badania nowych optycznie aktywnych defektow w SI GaAs i InP.
&g L (s)
mgr B.Surma, inz.M.Mozdzonek, mgr J.Blazewicz

Badanie wielkosci blokdw i profilu fali modulacji sktadu chemicznego
w pétprzewodnikowych strukturach modulowanych A"BY (s)
mgr M.Wojcik, mgr J.Gaca, mgr inz.J.Sass

MONOKRYSTALICZNE MATERIALY TLENKOWE I ICH ZASTOSO-
WANIA

30.

Badania wptywu granulacji wsadu na szybko$¢ wzrostu
wielkogabarytowych monokrysztatdéw kwarcu (s)
mgr E.Abgarowicz
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3%

25,

33.

34.

35¢

36.

3%

38.

39

40.

Opracowanie filtru telewizyjnego standardu CCIR-I. Wykonanie
i zbadanie serii modelowe;j (s)
mgr E.Dabrowska

Opracowanie metodyki projektowania filtrow z AFP o dwdch
apodyzowanych przetwornikach mig¢dzypalczastych (s)
mgr E.Dabrowska, dr inz.P.Nagtowski, mgr B.Niewczas

Badanie przyczyn tworzenia si¢ zabarwienia krysztatéw YAP i YAP:Er
podczas wzrostu (s)
mgr Z.Frukacz, mgr inz. J.Kisielewski, mgr inz. W.Szyrski, prof.dr
A Matkovski, D.Suhak, D.Savicki

Otrzymywanie monokrysztatow YAG:Pr, YAG:Pr+Yb, GGG:Pr, YAP:Pr
oraz zbadanie ich wiasciwosci optycznych i laserowych (g)
mgr Z.Frukacz

Analiza napr¢zen termicznych i resztkowych w monokrysztatach
tlenkowych otrzymywanych metoda Czochralskiego. Cz. 1 (s)
mgr inz.Z.Galazka

Badania nad zwigkszeniem stabilnosci pracy elementow uktadu
generacyjnego czujnikow z AFP (s)
mgr J.Hechner, prof.dr hab.inz.W.Soluch, inz. T.Wrdbel

Opracowanie technologii wytwarzania 3" kwarcowych ptytek podtozowych
typu ST dla rezonatoréw AFP (s)
mgr W.Hofman, mgr E.Abgarowicz

Absorpcja mikrofal w nadprzewodzacych warstwach YBCO (s)
dr R.Jabtonski, dr M.Palczewska

Centra paramagnetyczne w forsterycie Mg;SiOy (s)
dr R.Jabtonski, dr M.Palczewska

Charakteryzacja centrow defektowych metoda ESR w krysztatach
YAIO; (YAP) (s)
dr R.Jabtonski, dr M.Palczewska
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Badanie metodg RBS cienkich warstw YBaCuO wytworzonych
technika MOVPE (s)
mgr J.Kaczanowski, mgr inz.A.Wagner, dr inz.W.Strupinski
prof.dr hab.inz.A.Turos

Badania nad syntezg wolframianu otowiu PbWO, (s)
mgr inz.B.Kaczmarek

Badanie przestrzennego rozktadu temperatury w monokrysztatach
tlenkowych otrzymanych metoda Czochralskiego (g)
doc.dr hab.inz.T.Eukasiewicz

Domieszkowane monokrysztaty tantalanu litu (LiTaO;) jako nowy
materiat laserowy (g)
doc.dr hab.inz.T.Lukasiewicz

Badanie defektow strukturalnych w monokrysztatach LiNbO; z
domieszkami ziem rzadkich takich jak Er, Tm, Dy, metodami
rentgenowskiej topografii dyfrakcyjnej (s)

mgr K.Mazur

Badania zjawisk falowodowych w jednowierzchotkowym filtrze
do quasiréwnoleglego odbioru fonii (s)
mgr B.Niewczas, mgr E.Dabrowska, dr inz.P.Nagtowski

Badanie wptywu warunkéw termicznych na wzrost krysztatow tlenkowych

otrzymanych metoda Czochralskiego (g)
prof.dr hab.A.Pajaczkowska

Badania nad synteza glinianu litowego - LiAlO, (s)
mgr D.Pawlak

Otrzymywanie krysztatéw LiNbO; domieszkowanych dysprozem i erbem

oraz zbadanie wiasnosci optycznych i laserowych (s)

mgr I.Pracka, mgr M.Swirkowicz, mgr inz. J Kisielewski, doc.dr hab.inz.

T.Lukasiewicz, doc.dr hab.inz. M.Malinowski, mgr inz. A.Bajor,
dr R.Jabtonski, mgr B.Surma, T.Telak, mgr Z.Gatazka
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50. Wozrost cienkich warstw granatow metoda LPE (s)
mgr J.Sarnecki, mgr inz.J.Skwarcz

51. Rezonatory i filtry rezonatorowe z akustyczna fala
powierzchniowa (g)
prof.dr hab.inz.W.Soluch

52. Technologia i badania czteroboranu litu Li,B40; - nowego
krysztatu piezoelektrycznego (g)
prof.dr hab.inz.W.Soluch

53. Modelowanie generacji promieniowania w falowodowych
laserach dielektrycznych z nieliniowym optycznie elementem (s)
doc. dr hab.inz.P.Szczepanski

54. Badania ne}d synteza zwiazku Mg,;SiOy (s)
mgr M.Swirkowicz, mgr inz. J.Kisielewski, mgr inz. B.Kaczmarek, doc.dr
hab.inz. T.Lukasiewicz, mgr D.Pawlak

55. Wytwarzanie epitaksjalnych warstw nadprzewodnikow.
Optymalizacja technologii (s)
mgr inz.A.Wagner, dr inz. W .Strupinski

KRZEM I JEGO ZASTOSOWANIA

56. Wdrozenie procedur ASTM w pomiarach rezystywnosci
epitaksjalnych warstw krzemu (s)
mgr A.Brzozowski, dr inz.E.Nossarzewska-Ortowska,
mgr inz.J.Skwarcz

57. Badanie wptywu obrobki termicznej i stanu powierzchni ptytek
krzemowych na ich strukture (s)
dr inz.A.Bukowski, mgr A.Czerwinska, inz.M.Mozdzonek
mgr J.Blazewicz

58. Badanie warunkdéw wzrostu krysztaldw w warstwach polikrzemu i

krzem-metal otrzymywanych metoda sputteringu i wygrzewanych RTP (s)
mgr inz.G.Gawlik, dr J.Jagielski, A.Zagojski
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593

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Putapki elektronowe w Si wygrzewanym w warunkach wysokich cisnien (s)

doc.dr hab.inz.P.Kaminski, inz.R.Koztowski

Wplyw sktadu atmosfery ochronnej na monokrysztaty krzemu
otrzymywane metoda FZ (s)
mgr inz.B.Majerowski

Opracowanie technologii wytwarzania ptytek krzemowych z
gruba warstwa epitaksjalna (do 80 mm) (¢)

dr inz.E.Nossarzewska-Ortowska, H. Wodzinska,

mgr inz.J.Skwarcz, mgr J.Sarnecki

Wytwarzanie i badanie porowatych warstw krzemu (g)
dr inz.E.Nossarzewska-Orlowska

Pomiary metoda ESR donoréw termicznych w krzemie (s)
dr M.Palczewska, dr R.Jablonski

Badanie wptywu naprezen wynikajacych z obrobek mechanicznych
na kruchos¢ ptytek krzemowych (s)
mgr B.Pigtkowski

Zjawiska detekcji promieniowania elektromagnetycznego w
matrycach detektoréw termicznych (g)

prof.dr hab.inz.J.Piotrowski, dr inz.L.Dobrzanski,

Z . Nowak, Z.Orman, mgr inz.A.Jagoda

Opracowanie wstepnej technologii termicznego taczenia
(bonding) ptytek krzemowych réznych $rednic (s)
mgr inz.P.Zabierowski, mgr B.Piatkowski, inz.M.MozdZzonek

Uruchomienie ulepszonej technologii wytwarzania
monokrysztalow Si metoda Cz o opornosci do 90 ohmem i phytek
z tego materiatu (c)

mgr inz.P.Zabierowski
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METALE I KOMPOZYTY METALOWE, CERAMIKA 1 KOMPOZYTY
CERAMICZNE

68.

69.

708

112

12

784

74.

758

Opracowanie metody bezposredniej metalizacji galwanicznej
obwodow drukowanych (s)
mgr inz.R.Batijewski, dr E.Najdeker, mgr inz.L.Lipinska,
A .Marcjaniuk

Zmgczeniowe zniszczenie ceramiki korundowej o zmiennej w
funkcji dtugosci pgknigcia odpornosci na pgkanie (s)
dr M.Boniecki

Badania parametréw cieplnych kompozytéw W-Ag 50 o réznej strukturze
szkieletu wolframowego (s)
doc. dr hab.inz.M.Buda, inz.K.Kaliszuk-Stankowiak, mgr K.Frydman

Metalowy szablon sitodrukarski stosowany w technologii
montazu powierzchniowego (s)
mgr inz.S.Cendrowski, dr E.Najdeker, mgr inz.Z.Wilinski

Opracowanie technologii naktadek stykowych VN-630, VN-800 (c)
mgr K.Frydman, inz.K.Kaliszuk, dr inz.A.Wehr,
mgr inz.D.Wojcik-Grzybek, mgr inz.W.Bucholc

Badanie warunkow wytwarzania supertwardych pokry¢ na bazie
wegla (s)
dr J.Jagielski, mgr inz.G.Gawlik, A.Zagojski, N.Madi

Badanie wiasnosci warstw amorficznych wytworzonych na
powierzchni metali (g)
dr J.Jagielski

Opracowanie sposobu reaktywnego rozpylania proszku kompozytowego
Ag-SnO, przeznaczonego do wytwarzania materialéw stykowych (s)
dr inz. K.Bziawa, inz.K Kaliszuk-Stankowiak, dr inz. A.Mikatadze, mgr inz.
D.Wojcik-Grzybek, prof.dr hab.inz. E.Walczuk
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76.

7.

78.

.

80.

81.

82.

83.

84.

Spiekanie szkieletow metalowych o duzej porowatosci (g)
inz K .Kaliszuk-Stankowiak

Implantacyjno-dyfuzyjne metody wytwarzania przypowierzchniowych

supersieci jako podtozy urzadzen akustoelektronicznych (g)
prof.dr hab.inz.J . Kapelewski

Modelowanie domieszkowo modyfikowanych powierzchni podiozy o
strukturze kwazikompozytowej (s)
prof.dr hab.inz.J Kapelewski

Badanie procesu amorfizacji struktur wielowarstwowych metal-
metal w wyniku dziatania wiazek jonéw o niskiej sredniej
i wysokiej energii (g)

prof.dr hab.M.Kopcewicz

Badanie wlasnosci strukturalnych i magnetycznych stopow
amorficznych i nanokrystalicznych metoda spektroskopii
Madssbauerowskiej (s)

prof.dr hab.M.Kopcewicz, mgr inz.A.Grabias

Wptyw warunkéw implantacji i obrébki cieplnej na strukture
stopow zelaza (g)
prof.dr hab.M.Kopcewicz

Badanie wptywu atmosfery w wysokich temperaturach na twardosé
Vickersa i modyfikacj¢ mechanizmu odpornosci na pgkanie
materialow ceramicznych (g)

doc.dr Z.Librant

Ekologicznie bezpieczna kapiel do chromowania (g)
dr E.Najdeker

Matoseryjna produkcja ptytek drukowanych w wykonaniu
specjalnym z catkowitym ztoceniem mozaiki przewodzace;j (c)
dr E.Najdeker
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

9.

92.

9.

Opracowanie technologii bezposredniego spajania ceramiki
korundowej z metalami z zastosowaniem spoiw typu AgCuTi (g)
dr inz.W.Olesinska

Opracowanie technologii niskotemperaturowej metalizacji
ceramiki (s)
dr inz.W.Olesinska, mgr inz.A.Bien

Ceramiczne luty kompozytowe umacniane wioknami weglowymi lub
czastkami ceramicznymi (S)
dr inz.K.Pietrzak

Opracowanie wielowarstwowych kompozytéw ceramiczno-metalowych
przeznaczonych na czujniki gazoéw (g)
dr inz.K.Pietrzak

Nowe mikrowarstwowe kompozyty ceramiczne (g)
doc. dr hab.inz.H.Tomaszewski

Opracowanie technologii swobodnego spiekania ceramiki
konstrukcyjnej na bazie azotku krzemu (s)
doc. dr hab.inz.H.Tomaszewski, mgr inz.H.Weglarz

Modyfikacje mikrostruktury cienkowarstwowych uktadow
ceramika-metal pod wptywem oddziatywania wiazek jonowych (g)
prof.dr hab.inz.A.Turos

Wstepne badania elektryczne w uktadach probierczych w warunkach
modelowych materialu kompozytowego W-Ag opracowanego w ITME (s)
prof.dr hab.inz.E.Walczuk, inz. K. Kaliszuk-Stankowiak, mgr K.Frydman

Dobér dodatkéw stopowych podwyzszajacych odpornosé na erozjg
kompozytowego materiatu stykowego W-Cu (s)
dr inz.A.Webhr, inz.K Kaliszuk-Stankowiak
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94. Badania nad wplywem pokroju ziaren mikroproszku Y,0; na
wiasnosci mechaniczne tworzywa itrowego (s)
mgr inz.H.Weglarz, doc. dr hab.inz.H.Tomaszewski

95. Badania procesu spajania ceramiki z metalem lutami kompozytowymi
wiokno weglowe-metal (g)
prof.dr hab.inz.W.Wiosinski

96. Badania nad zwigkszeniem adhezji na granicy migdzyfazowej
srebro-tlenek cyny (s)
mgr inz.D.Wojcik-Grzybek, inz.K.Kaliszuk-Stankowiak,
dr inz.A.Wehr

PASTY I LAKIERY DLA ELEKTRONIKI

97. Pasty rezystywne do uktadow hybrydowych (g)
dr inz.S.Achmatowicz

98. Pasty $wiattoczute do uktadow grubowarstwowych (g)
dr inz.S.Achmatowicz

99. Proszek srebra do past elektronicznych (c)
dr inz.S.Achmatowicz

100. Badania parametréw uzytkowych nowo opracowanej serii past
rezystywnych na osnowie tréjtlenku molibdenu (s)
dr inz.M.Jakubowska, dr inz.S.Achmatowicz,
mgr inz. B. Szczytko, mgr E. Zwierkowska

101. Pasty platynowe do czujnikow (s)
mgr inz.A.Mtozniak, dr inz.M.Jakubowska, mgr A.Marczak,
mgr inz.B.Szczytko, mgr E.Zwierkowska

102. Badania nad pastami $wiatloczutymi (s)
mgr E.Zwierkowska, dr inz.S.Achmatowicz,
dr inz.M.Jakubowska, V.Nemes3, S.Osieckin
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SZKELA ORAZ SWIATLOWODY OPTYCZNE I OPTOELEKTRONICZNE

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Opracowanie syntezy szkiet fluorkowych domieszkowanych
jonami ziem rzadkich (g)
dr inz.K.Jegdrzejewski

Badania nad optymalizacjg transmisji promieniowania
Swietlnego przez wielowtdknowe struktury swiattowodowe (s)
doc. dr L.Kociszewski, mgr inz.D.Pysz, dr inz.R.Stgpien,

mgr E.Poninska, inz.J.Duszkiewicz

Projektowanie i wykonanie modelu $wiattowodowego znaku
drogowego (s)
doc.dr L.Kociszewski, inz.I.Michalska, inz.W.Sobkowicz,
mgr E.Poninska

Opracowanie technologii wytwarzania elastycznych
swiattowodowych widkien grubordzeniowych (s)
mgr E.Poninska, mgr inz.D.Pysz, doc.dr L.Kociszewski
mgr inz.D.Pysz, inz.W.Sobkowicz

Rozpoznawanie materialowe i przeprowadzenie badan wst¢pnych
zmierzajacych do wykonania $wiattowodu do transmisji
promieniowania lasera Er:YAG (lambda=2.94 mm) (s)

mgr inz.D.Pysz, doc.dr L.Kociszewski, mgr inz.I.Michalska

dr inz.R.Stepien

Opracowanie metody wytwarzania swiattowodowego przetwornika
obrazu (g)
dr inz.R.Stepien

Opracowanie optycznych filtrow szklanych absorbujacych

widzialng czg¢$¢ widma i przepuszczajacych bliski ultrafiolet (s)
dr inz.R.Stepien, mgr E.Poninska,inz.J.Duszkiewicz,
inz.W.Sobkowicz
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110.

103 1

Opracowanie syntezy oraz technologii wytwarzania szkiet na
wielowtoknowe prowadnice $wiatta do koagulatorow fotonowych (s)
dr inz.R.Stepien, doc.dr L.Kociszewski, mgr E.Poninska,
mgr inz.D.Pysz

Badania nad mozliwoscig wykorzystania odpadéw powstajacych w

procesie monokrystalizacji do otrzymywania surowcow

stosowanych przy wytwarzaniu szkiet specjalnych (s)
inz.L.Waskiewicz

METODY BADAN I CHARAKTERYZACJI MATERIALOW
ELEKTRONICZNYCH

112

153,

114.

PS5,

116.

7

Opracowanie i wykonanie zautomatyzowanego uktadu konoskopu
optycznego sterowanego przy pomocy komputera (g)
mgr inz.A.Bajor

Zastosowanie spektroskopii Ramana do oceny wewngtrznych napr¢zen
termicznych i odpornosci na pgkanie w ceramice korundowej (g)
dr M.Boniecki

Badania wlasciwosci cieplnych materiatow dla oceny ich parametrow
fizyko-strukturalnych oraz kontroli procesu wytwarzania (s)
doc.dr hab.inz.M.Buda, prof.dr hab.inz.E.Walczuk

Przygotowanie stanowisk do obrobki powierzchni probek
materiatow dla jakosciowej i ilosciowej analizy
metalograficznej (s)

mgr A.Gladki, inz.M.Srokowski

Mechanizmy transportu elektrondw i generacji szuméw w
heterostrukturach i ztaczach metal-potprzewodnik (g)
prof.dr hab.inz.A Jelenski

Badanie modyfikacji wlasnosci materialtéw w wyniku dziatania
wigzek jonowych (s)
prof.dr hab.M.Kopcewicz, mgr inz.A.Grabias
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118. Opracowanie metodyki badania jednorodnosci pétizolacyjnego

1119,

120,

121.

122,

125

124.

fosforku indu za pomocg struktur testowych (g)
prof.dr hab.inz.W.Marciniak, dr inz.L.Dobrzanski

Rentgenowska analiza relaksacji odksztatcen koherentnych z
zastosowaniem refleksow asymetrycznych (s)
mgr inz.J.Sass, mgr M.Wojcik, mgr J.Gaca

Opracowanie systemu zapewniania jako$ci zgodnego z normami
europejskimi EN 45000 i mi¢dzynarodowymi ISO 9000, analitycznych
metod charakteryzacji materialdw wysokiej czystosci (s)

dr inz.W.Sokotowska

Przemiany strukturalne w uwodnionych krysztatach UO, (s)
prof.dr hab.inz.A. Turos, mgr J.Gaca, mgr M.Wojcik

Przygotowanie instalacji i programu badawczego dla
akceleratora AS-2000 (s)
prof.dr hab.inz.A.Turos

Wspotpraca z CERN (s)
prof.dr hab.inz.A.Turos

Wiasciwosci strukturalne nowych typéw monokrysztatéw o
obnizonej gestosci dyslokaciji (s)
dr hab.W.Wierzchowski, dr K. Wieteska
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Zaljcznik 2.1

WYKAZ PROJEKOW BADAWCZYCH KBN (GRANTOW) UZYS-
KANYCH W 1995 r.

1. Pasty swiatloczute do uktadéw grubowarstwowych
dr inz.S.Achmatowicz

2. Opracowanie i wykonanie zautomatyzowanego uktadu
konoskopu optycznego sterowanego przy pomocy komputera
mgr inz.A.Bajor

3  Zastosowanie spektroskopii Ramana do oceny wewngtrznych
naprezen termicznych i odpornosci na pgkanie w ceramice
korundowej

dr M.Boniecki

4. Wazrost niskodyslokacyjnych monokrysztaléw SI GaAs
zmodyfikowana metoda Czochralskiego
dr inz.A.Hruban

5. Badanie wiasnosci warstw amorficznych wytworzonych
na powierzchni metali
dr J.Jagielski

6. Spiekanie szkieletow metalowych o duzej porowatosci
inz K .Kaliszuk-Stankowiak

7. Badanie procesu amorfizacji struktur wielowarstwowych
metal-metal w wyniku dziatania wigzek jondw o niskiej, Sredniej
i wysokiej energii
prof.dr hab.M.Kopcewicz

8. Wplyw warunkéw implantacji i obrobki cieplnej na
strukture stopow zelaza
prof.dr hab.M.Kopcewicz
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10.

115

12

183

14.

16.

Badanie wptywu atmosfery w wysokich temperaturach
na twardo$¢ Vickersa i modyfikacj¢ mechanizmu odpornosci
na pegkanie materialow ceramicznych
doc.dr Z.Librant

Badanie przestrzennego rozkladu temperatury w mono-
krysztatach tlenkowych otrzymanych metoda Czochralskiego
doc.dr hab.inz.T.Lukasiewicz

Domieszkowane monokrysztaly tantalanu litu (LiTaOs)
jako nowy material laserowy
doc.dr hab.T.Lukasiewicz

Badanie wplywu warunkéw termicznych na wzrost krysztatow
tlenkowych otrzymywanych metoda Czochralskiego
prof.dr hab.A.Pajaczkowska

Badania wplywu warunkéw technologicznych tranzystoréw
polowych na intensywno$¢ szuméw matoczgstotliwosciowych
prof.dr hab.inz.L.Spiralski

Technika NDT jako metoda otrzymywania jednorodnych
monokrysztatéw GaAs o precyzyjnie kontrolowanych
wlasnosciach

mgr S.Strzelecka

. Modyfikacje mikrostruktury cienkowarstwowych uktadow

ceramika-metal pod wplywem oddziatywania wiazek jonowych
prof.dr hab.inz.A.Turos

Badania procesu spajania ceramiki z metalem lutami
kompozytowymi widkno weglowe-metal
prof.dr hab.inz.W. Wiosinski

55


http://rcin.org.pl

Zaljycznik 3

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKOW ITME:
artykuly w czasopismach i materialach konferencyjnych

3.1. o zasiggu miedzynarodowym
a) opublikowane

Achmatowicz Selim(ITME), Jakubowska Matgorzata(ITME),
Zwierkowska Elzbieta(ITME), Primovitch M.

Low cost, thick film resistive compositions without the use of noble
metals. 10th European Microelectronics Conference, Copenhagen,
Denmark 14.05-17.05 1995. Proceedings... 1995 s. 374-380

Achmatowicz Selim(ITME), Jakubowska Matgorzata(ITME),
Zwierkowska Elzbieta(ITME), Pitt K., Tebenko I.

The effect of thermal ageing on properties of ruthenium based
thick film resistors printed on alumina or crossover dielectric.
Proceedings of the 18-th Conference of the International Society
for Hybrid Microelectronics Poland Chapter, Warsaw, september
14-16, 1994. Proceedings... 1995 s. 59-62

Achmatowicz Selim(ITME), Jakubowska Matgorzata(ITME),
Zwierkowska Elzbieta(ITME), Primovitch M.

Low cost, thick film resistive compositions without the use of
noble metals. Microelectron.Int. 1995 nr 38 s. 23-25

Anulewicz R., Bak T., Cyranski M., Krygowski T.M., Pawlak
Dorota(ITME), Pniewska B., Rasata D., Gawinecki R.
Substituent effects on the geometry of the pyridine ring in
1-methyl-4-(4-R-phenyl)-2,6 diphenylpyridinium perchlorates.
Acta Chem.Scandinavica 1995 vol. 49 s. 515-523

Bajor Andrzej(ITME)

Automated polarimeter-macroscope for optical mapping of
birefringence, azimuths and transmission in large area wafers.
Part 1. Theory of the measurement. Rev.Sc.Instrum. 1995 vol. 66
nr 4 s. 2977-2990
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Bajor Andrzej(ITME), Kukla Marek(ITME), Piatkowski T., Satbut L.,
Spik A., Szwedowski A.

Automated polarimeter-macroscope for optical mapping of
birefringence, azimuths and transmission in large area wafers.

Part 2. Measurement setup and results. Rev.Sc.Instrum. 1995

vol.66 nr 4 s. 2991-2995

Bajor Andrzej(ITME)

Application of automated polarimeter-macroscope for
investigation of optical inhomogeneity in oxide single crystals.
Solid State Crystals: Materials Science and Applications
Conference, Zakopane, Poland, 10.23-27.1994. Proceedings SPIE
1995 vol. 2373 s. 327-334

Bata P., Bata W., Kowalczyk A., Lukasiak Z.,
Nossarzewska-Orfowska Elzbieta(ITME)

Mechanism of generation of visible luminescence from porous
silicon. Solid State Crystals: Materials Science and
Applications Conference, Zakopane, Poland, 10.23-27.1994.
Proceedings SPIE 1995 vol. 2373 s. 268-271

Bata W., Firszt F., Wigckowska A., Nossarzewska-Ortowska
Elzbieta(ITME), Brzozowski Andrzej(ITME)

Temperature dependence of visible luminescence from porous
silicon. Solid State Crystals: Materials Science and
Applications Conference, Zakopane, Poland, 10.23-27.1994.
Proceedings SPIE 1995 vol. 2373 s. 272-276

Bata W., Glowacki G., Lukasiak Z., Drozdowski M., Kozielski M.,
Nossarzewska-Ortowska Elzbieta(ITME), Brzozowski Andrzej(ITME)
Photoluminescence, reflectivity and Raman investigations of
nanocrystallites in luminescent porous silicon. Acta Phys.Pol.A

1995 vol. 87 nr 2 s. 445-448

Barcz A., Gawlik Grzegorz (ITME), Zaborowski M.
Improved MIM capacitors with boron implanted Al. Advanced
metallization for VLSI. Mater.Res.Soc. 1995 s. 555

Bien Adam(ITME), Buda Marian(ITME), Olesinska Wiestawa(ITME)

Diffusion effects into alumina ceramics during active brazing.
Solid St.Phenomena 1995 vol. 41 s. 277-284
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Bien Adam(ITME), Librant Zdzistaw(ITME), Olesinska
Wiestawa(ITME), Wiosinski Wiadystaw(ITME)

Effect of oxygen on the properties of transition layers formed
in ceramic-metal joints bonded using an active braze.
ECerS'95/Fourth Euro-Ceramics Symposium, Riccione, Italy,
10.02-10.06.1995. Proceedings... 1995 vol. 9 s. 153-160

Boniecki Marek(ITME), Niezgoda T.

Thermal fatigue lifetime prediction for ceramic tool materials.
ECerS'95/Fourth Euro-Ceramics Symposium, Riccione, Italy,
10.02-10.06.1995. Proceedings... 1995 vol. 3 s. 589-596

Boniecki Marek(ITME), Niezgoda T., Szymczyk W.

Numerical analysis of internal thermal stresses in alumina
ceramics. ECerS'95/Fourth Euro-Ceramics Symposium, Riccione,
Italy, 10.02-10.06.1995. Proceedings... 1995 vol. 3 s. 583-588

Czub Mirostaw(ITME), Strupinski Wlodzimierz(ITME)

MOCVD growth of InP-related materials using TBA and TBP. XXIV
International School on Physics of Semiconducting Compounds,
Jaszowiec, Poland, 05.27-06.02.1995. Proceedings....

Acta Phys.Pol.A 1995 vol. 88 nr 4 s. 695-698

Dabrowska Elzbieta(ITME), Majewska Hanna(ITME), Nagtowski
Piotr(ITME), Wrébel Tadeusz(ITME)

TV-IF SAW filters in Poland-design, fabrication and parameters.
PIEZ0'94/8th Piezoelectric Conference, Zakopane, Poland,
10.05-10.07.1994. Proceedings... 1995 s. 1-5

Dabrowska Elzbieta(ITME), Majewska Hanna(ITME), Nagtowski
Piotr(ITME), Wrébel Tadeusz(ITME)

SAW filters for digital radio communication systems (types:
FP-7010A and FP-7030C). PIEZ0'94/8th Piezoelectric Conference,
Zakopane, Poland, 10.05-10.07.1994. Proceedings... 1995

s. 350-358

Dobaczewski L., Kaminski Pawel(ITME), Koztowski Roman(ITME),
Surma M.

Transition metal-related centres in silicon studied by

high-resolution deep level transient spectroscopy. XXIV

International School on Physics of Semiconducting Compounds,
Jaszowiec, Poland, 05.27-06.02.1995, Proceedings.... Acta
Phys.Pol.A 1995 vol. 88 nr 4 s. 703-706
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Dobrzanski Lech(ITME)
The linear statistical d.c. model of GaAs MESFET using factor
analysis. Solid St.Electron. 1995 vol. 38 nr 2 s. 487-495

Dobrzanski Lech(ITME)

GaAs technology. EUROCHIP-EUROEAST Monolithic Microwave
Integrated Circuits Design Conference-Course, Warsaw, Poland,
06.19-06.22.1995. Proceedings... 1995 s. GT1-GT16

Dobrzanski Lech(ITME)

Statistical modelling. EUROCHIP-EUROEAST Monolithic Microwave
Integrated Circuits Design Conference-Course Warsaw, Poland,
06.19-06.22.1995. Proceedings... 1995 s. SM1-SM25

Drozdowski M., Domagata J., Kozielski M., Szybowicz M.,
Pajaczkowska Anna(ITME)

Temperature study of lattice constants and Raman scattering of
SrLaGaO4 single crystal. Solid St.Commun. 1995 vol. 96 nr 10
s. 785-788

Frukacz Zygmunt(ITME), Lukasiewicz Tadeusz(ITME),
Malinowski Michal(ITME), Mierczyk Z.

Growth of Cr*":YAG crystals for applications in laser technique.
Solid State Crystals: Materials Science and Applications
Conference, Zakopane, Poland, 10.23-27.1994. Proceedings SPIE
1995 vol. 2373 s. 74-78

Gloubokov Andrej(ITME), Jablonski Ryszard(ITME),
Ryba-Romanowski Witold(ITME), Sass Jerzy(ITME),
Pajaczkowska Anna(ITME), Uecker M., Reiche P.

On the preparation and crystal growth of SrLaAlO,.
J.Cryst.Growth 1995 vol. 147 nr 1/2 s. 123-129

Golimowski J., Krasnodgbska B., Najdeker Eugeniusz(ITME)
Voltammetric determination of Cr(III) in plating baths
containing Cr(III) salts as the main component. Fresenius
J.Analyt.Chemistry 1995 vol. 352 s. 544-546

Golab S., Pisarski W.A., Ryba-Romanowski Witold(ITME)

Optical spectra and lifetimes of thulium doped SrLaAlO,.
J.Appl.Spectr. 1995 vol. 62 nr 4 s. 88-96
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Graf T., Kopcewicz Michal(ITME), Hesse J.

Mossbauer studies of Fe;; sCu;Nb;Si ;5 5By in different stages of
annealing with and without applied magnetic radio frequency
fields. J.Magn.Magn.Mater. 1995 vol. 140-144 s. 423-424

Graf T., Kopcewicz Michat(ITME), Hesse J.

Moéssbauer studies of radio frequency induced effects in nano-

and microcrystalline FINEMET. NanoStructured Mater. 1995 vol. 6
s. 937-940

Grasza K., Schwarz R., Laasch M., Benz K.W.,

Pawlowska Marta(ITME)

Surface morphology of vapour phase grown CdTe. J.Cryst.Growth
1995 vol. 151 nr 3/4 s. 261-266

Grasza Krzysztof(ITME)
Bulk vapour growth of CdTe. J.Cryst.Growth 1995 vol. 146 nr 1-4
s. 65-68

Grasza Krzysztof(ITME)
Effect of temperature field on growth stability. J.Cryst.Growth
1995 vol. 146 nr 1-4 s. 69-74

Grasza Krzysztof(ITME), Janik E., Mycielski A., Bak-Misiuk J.
The optimal temperature profile in crystal growth from the
vapour. J.Cryst.Growth 1995 vol. 146 nr 1-4 s. 75-79

Hanuza J., Hermanowicz K., Maczka M., Ryba-Romanowski Witold(ITME),
Lis T., Berkowski M.

Structure and IR and Raman polarized spectra of BaLaGa;0O; single

crystals. J.Raman Spectr. 1995 vol. 26 s. 255-263

Hofman Wiadystaw(ITME), Wrobel Tadeusz(ITME), Soluch
Waldemar(ITME)

Technology of ST quartz substrates for SAW resonators and
filters. PIEZ0'94/8th Piezoelectric Conference, Zakopane,
Poland, 10.05-10.07.1994. Proceedings... 1995 s. 23-27

Hozer Leszek(ITME), Jong-Ren Lee, Yet-Ming Chiang
Phase composition control in SiC composites prepared by
reactive-infiltration with metal-silicon alloys.
Cer.Transactions 1995 vol. 56 s. 157-165
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NUZCT LCSZCUK(111vIL ), LCC JJAN,, Ullldlly 1 .1VL,
Reaction-infiltrated, net-shape SiC composites. Mater.Sc.Engng A
1995 vol. 195 nr 1-2 5. 131-143

Hruban Andrzej(ITME), Strzelecka Stanistawa(ITME), Gtadysz
Maria(ITME), Wegner Elzbieta(ITME), Ortowski Wactaw(ITME),
Mirowska Aleksandra(ITME), Piersa Mirostaw(ITME), Surma
Barbara(ITME)

Influence of carbon doping on physical properties of SI GaAs.
Solid State Crystals: Materials Science and Applications
Conference, Zakopane, Poland, 10.23-27.1994. Proceedings SPIE
1995 vol. 2373 5. 313-316

Hruban Andrzej(ITME), Strzelecka Stanistawa(ITME),

Wegner Elzbieta(ITME), Gladysz Maria(ITME), Ortowski Wactaw(ITME),
Piersa Mirostaw(ITME), Mirowska Aleksandra(ITME)

Crystal growth of undoped semi-insulating InP. Solid State

Crystals: Materials Science and Applications Conference,

Zakopane, Poland, 10.23-27.1994. Proceedings SPIE 1995 vol. 2373

s. 86-90

Jagadish C., Tan H.H., Jasinski J., Kaminska M.,

Palczewska Maria(ITME), Krotkus A., Marcinkevicius S.
High resistivity and picosecond carrier lifetime of GaAs
implanted with MeV Ga ions at high fluences. Appl.Phys.Lett.
1995 vol. 67 nr 12 s. 1724-1726

Jagielski Jacek(ITME), Fayeulle S., Marest G., Moncroffe N.
Correlation between phase transformation and stress evolution in

nitrogen-implanted iron. Mater.Sc.Engng A 1995 vol. 196
s.213-217

Jakubowska Matgorzata(ITME), Pitt K.

Influence of the contacts and firing process on the properties
of thick film resistors on alumina and dielectrics.

J Mater.Sc.Electron. 1995 vol. 6 nr 2 s. 75-78
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Jasinski J., Kurpiewski A., Korona K., Kaminska M., Palczewska
Maria(ITME), Krotkus A., Marcinkievicius S., Liliental-Weber Z.,
Tan H.H., Jagadish C.
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Kosacki Igor(ITME), Tuller H.L.

Electrical properties of donor and acceptor doped Gd,Ti,0.
Mater.Res.Soc. 1995
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Krygowski T.M., Pawlak Dorota(ITME), Anulewicz R., Rasata D.,
Gawinecki R., Hafelinger G., Muhammed Nour Homsi, Kuske F.H.
Resonance interactions in N-nitramine group. X-ray study of a, 3
and y nitraminopyridines. Acta Chem.Scandinavica 1995

Malinowski Michat(ITME), Frukacz Zygmunt(ITME), Guy S.,
Joubert M.F., Jacquier B.

Dynamics of the high lying excited states of Tm®" jons in YAG.
J.Luminescences 1995

Malinowski Michal(ITME), Frukacz Zygmunt(ITME), Joubert M.F.,
Jacquier B., Linares C.

One color, pulsed excited state upconversion in YAG:Tm"".
Appl.Phys.B 1996

Malinowski Michat(ITME), Pracka Izabela(ITME), Surma
Barbara(ITME), Lukasiewicz Tadeusz(ITME), Wolinski W., Wolski R.
Spectroscopic properties of SrLaGa;O;: Pr** crystals. Opt.Mater.

1995

Matkowski A.O., Sugak D.Yu., Durygin A.N., Kaczmarek S.,
Kopczynski K., Mierczyk Z., Frukacz Zygmunt(ITME),
Lukasiewicz Tadeusz(ITME), Shakhov A.P.

Effect of ionizing radiation on optical and lasing properties of
Y;Al;0,; single crystals doped with Nd, Er, Ho, Tm, Cr ions.
Opt.Mater. 1995

Misiuk A., Surma Barbara(ITME), Hértwig J.
Stress - induced oxygen precipitation in Cz-Si. Mater.Sc.Engng B
1995

Misiuk A., Kaminski Pawel (ITME), Koztowski Roman (ITME), Hartwig J.
Electrically active defects in Ni-contaminated Cz-Si with oxygen precipitates.
EPMS'95/5th International Workshop Electronic Properties of Metal/Non-Metal
Microsystems, Polanica-Zdr6j, Poland, 1995 09.11-09.14. Proceedings EPMS...
1995

Pajaczkowska Anna(ITME), Domagata J., Gloubokov Andrej(ITME),
Jabtonski Ryszard(ITME), Ktos Andrzej(ITME)

Crystal growth and defects in SrLaAlO, and SrLaGaO4
J.Cryst.Res.Technol. 1995

Stepien Ryszard(ITME), Kociszewski Longin(ITME), Pysz Dariusz(ITME)

Technological problems in manufacturing of glasses for GRIN rod
lenses. Proceedings SPIE/PL 1995
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Sugak D.Ju., Matkovski A.O., Frukacz Zygmunt(ITME), Durygin A.N.,
Lukasiewicz Tadeusz(ITME), Suchocki A., Sol'ski .M.

Vlijanie Gamma - oblucenija i otzigov na opticeskie svojstva

kristallov YAIO3, YAIO3:Nd, YAIO3:Er. Neorg.Mater. 1995

Surma Barbara (ITME), Misiuk A., Mozdzonek Malgorzata (ITME), Hirtwig J.,
Prieur E.

FTIR study of oxygen precipitation in high pressure treated Cz-Si contaminated by
transmission metals. EPMS'95/5th International Workshop Electronic Properties of
Metal/Non-Metal Microsystems, Polanica-Zdr6j, Poland, 1995 09.11-09.14.
Proceedings EPMS... 1995

Turos Andrzej(ITME), Falcone R., Drigo A., Sambo A., Matzke H.
Ion channeling in spinel single crystals.
Nucl.Instr.Meth.Phys.Res. 1995 vol. B

Turos Andrzej(ITME), Matzke H., Drigo A., Sambo A., Falcone R.
Radiation damage in spinel single crystals.
Nucl.Instr.Meth.Phys.Res. 1995 vol. B

Tyszka-Zawadzka A., Szczepanski Pawel(ITME), Kujawski A.
Statistical properties of light from a real laser with

saturation effect. 7th Rochester Conference on Coherent and
Quantum Optics/4th Conference on Nonlinear Dynamics of Optical
Systems'95. Proceedings... 1995

Tyszka-Zawadzka A., Szczepanski Pawel(ITME), Kujawski A.
Effect of mode nonorthogonality on light coherence in F-P and
DFB lasers. 7th Rochester Conference on Coherent and Quantum
Optics/4th Conference on Nonlinear Dynamics of Optical
Systems'95. Proceedings... 1995

Ubizski S.B., Savytski D.J., Matkovski A.O.,

Gloubokov Andrej(ITME), Pajaczkowska Anna(ITME)
Investigation of colour centers in SrLaAlO; single crystals.
J.Phys.Condens.Matter 1995

Vartanyants [.A., Auleytner J., Nowicki L.,

Kwiatkowski Stawomir(ITME), Turos Andrzej(ITME)

X-ray standing waves and Rutherford backscattering studies of
the structure of Si single crystals implanted with Fe ions. Acta
Phys.Pol.A 1996

Wierzchowski Wojciech(ITME), Mazur Krystyna(ITME), Strupinski
Wiodzimierz(ITME), Wieteska K., Graeff W.

Investigation of misfit dislocation sources in GaAs epitaxial

layers. Acta Phys.Pol.A 1996
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Wieteska K., Diuzewska K., Wierzchowski Wojciech(ITME)
Lattice deformation studies in silicon implanted with
high-energy protons. Acta Phys.Pol.A 1996

Wolinski W., Malinowski Michal(ITME), Pracka Izabela(ITME),
Wolski R.

Emission properties of SrLaGa;O;:Pr’* crystals. Proc. LASER'95
Conference 1995

Zaborowski M., Gawlik Grzegorz (ITME), Barcz A., Turos Andrzéj (ITME)
The effect of Cr implantation on the morphology of Al:Si films. Nucl.Instr.Methods
Phys.Res. 1996

3.2. o zasiggu krajowym
a) opublikowane

Baszkiewicz J., Kaminski M., Krupa D., Kozubowski J., Barcz A.,
Gawlik Grzegorz(ITME), Jagielski Jacek(ITME)

Wptyw implantacji jondw krzemu na strukturg i odpornosé
korozyjna warstwy powierzchniowej stali 316L, stopu vitalium i
stopu tytanu Ti6Al4V. Inzynieria Powierzchni'95 - Ogdlnopolska
Konferencja Naukowa, Radom-Zbozenna, Polska, 12.14-12.15.1995.
Problemy Eksploatacji 1995 nr 5 s. 101-109

Borkowski P., Walczuk Eugeniusz(ITME)

Impulsowy ukiad zasilajacy naped stycznikow pradu przemiennego
dla potrzeb wspdtczesnej automatyki. I Konferencja Granty -
Automatyka'95: Zastosowania Automatyki, Warszawa, Polska,
06.28-06.29.1995. Materiaty Konferencyjne... 1995 s. 79-88

Buda Marian(ITME)
Aparatura do badan wlasciwosci cieplnych materiatow.
Mater.Elektron.ITME 1995 nr 2 s. 19-30

Hechner Judyta(ITME)
Formowanie warstwy ftalocyjaninu miedzi do sensoréw czutych na
NO,. Mater.Elektron.ITME 1995 nr 3 s. 24-41

Hechner Judyta(ITME), Wrébel Tadeusz(ITME)
Uktad pomiarowy do oznaczania dwutlenku azotu. Elektronizacja
1995 nr 10 s. 19-21

Hechner Judyta(ITME), Wrébel Tadeusz(ITME)

Czujniki z AFP do wykrywania NO, z chemoczulg warstwa
ftalocyjaninu miedzi. Elektronika 1995 nr 5s. 12-17
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Hofman Wiadystaw(ITME), Wrébel Tadeusz(ITME), Soluch
Waldemar(ITME)

Technologia podtozy kwarcowych dla rezonatoréw i filtréw z
akustyczna falg powierzchniowa. Mater. Elektron.ITME 1995 nr 4
s. 5-26

Jablonski Ryszard(ITME)
Numeryczne metody okre$lania parametrow cienkich warstw
magnetycznych granatéw. Mater.Elektron.ITME 1995 nr 2 s. 32-42

Jedrzejewski Kazimierz(ITME)

Multiplekser 1480/1550 nm do wprowadzania sygnatu pompujacego do
wzmacniacza erbowego (EDFA). V Konferencja: Swiatlowody i ich
Zastosowanie, Bialowieza, Polska, 01.19-01.21.1995. Materiaty
Konferencyjne... 1995 s. 35-40

Jedrzejewski Kazimierz(ITME), Pozniak K. ;

Przewgzane filtry swiattowodowe. V Konferencja: Swiattowody i
ich Zastosowanie, Bialowieza, Polska, 01.19-01.21.1995.
Materialy Konferencyjne... 1995 s. 41-46

Kaczmarek S., Matkowski A., Mierczyk Z., Kopczynski K., Sugak D.,
Frukacz Zygmunt(ITME)

Influence of UV and g radiation on optical features of YAG

crystals doped with Ce, Pr, Nd, Ho, Tm, Cr and Mg. Opto
Electron.Rev. 1995 nr 3-4 s. 74-78

Karas Agata(ITME), Dabrowska Danuta(ITME), Waskiewicz Lidia(ITME)
Determination of experimental sensitivity factors for impurities

in the NiO by the SSMS method. Chem.Analit. 1995 vol. 40 nr 6
$.923-927

Kios Andrzej(ITME)

Procesy topienia i krystalizacji YBa,Cu;O07-x w réznych
materiatach tyglowych. Zesz.Nauk.U.Jag.Acta Chimica 1995 vol. 37
s. 255-257

Kociszewski Longin(ITME), Pysz Dariusz(ITME), Stepien Ryszard(ITME)
Mozliwosci zastosowania zintegrowanych struktur $wiattowodowych.

V Konferencja Swiatlowody i ich Zastosowanie, Bialowieza,

Polska, 01.19-01.21.1995. Materiaty Konferencyjne... 1995

s. 53-61

Kociszewski Longin(ITME), Stepien Ryszard(ITME), Poninska Ewa(ITME)
Zastosowanie pieca indukcyjnego do wytapiania szkfa na filtry o
selektywnej przepuszczalnosci promieniowania podczerwonego.

Szkto Cer. 1995 nr 2 s. 26-29
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Kociszewski Longin(ITME), Stgpien Ryszard(ITME), Pysz Dariusz(ITME),
Poninska Ewa(ITME)

Szklane $wiattowodowe struktury zintegrowane. Szkto Cer. 1995

nr6s. 4-7

Lukasiewicz Teresa(ITME)
Metalizacja dwupoziomowa w monolitycznym mikrofalowym uktadzie
scalonym. Mater.Elektron. ITME 1995 nr | s. 34-41

Majewska Hanna(ITME), Wielich G., Dabrowska Elzbieta(ITME),
Nagtowski Piotr(ITME), Wrébel Tadeusz(ITME)

Filtr posredniej czgstotliwosci typu FT-3895 w odbiornikach
telewizyjnych. Elektronizacja 1995 nr 12's. 15-17

Misiuk A., Hartwig J., Prieur E., Bak-Misiuk J., Surma Barbara (ITME),
Leszczynski M.

Synchrotron diffraction topography of pressure treated Czochralski grown Si and

Al,Ga, (As/GaAs crystals. 3 Krajowe Sympozjum Uzytkownikow
Promieniowania Synchrotronowego, 6-7 czerwca 1995 r., Warszawa.Materialy...
Warszawa: FWS 1995 s. 108-113

Niewczas Bogumita(ITME), Dabrowska Elzbieta(ITME),
Nagtowski Piotr(ITME)

Badania wlasciwosci substancji stosowanych do wytlumiania
filtréw z akustyczng fala powierzchniowa. Mater.Elektron. ITME
1995 nr 2 s. 56-65

Nossarzewska-Ortowska Elzbieta(ITME), Lipinski Dariusz(ITME),
Pawlowska Marta(ITME), Brzozowski Andrzej(ITME)

Epitaksja krzemu na krzemie porowatym. Mater.Elektron.ITME 1995
nr 3 s. 42-50

Nossarzewska-Ortowska Elzbieta(ITME), Wodzinska Halina(ITME),
Skwarcz Jerzy(ITME), Tkaczuk A., Zielinska T., Nowotnik H.
Generacja dyslokacyjnych linii poslizgu w plytkach Si podczas
procesu epitaksji. Mater.Elektron.ITME 1995 nr 4 s. 27-37

Ortowski Wactaw(ITME), Mirowska Aleksandra(ITME), Hruban
Andrzej(ITME), Gladki Andrzej(ITME), Strzelecka Stanistawa(ITME)
Growth of semi-insulating GaAs crystals with 100 mm in diameter.
Mater.Elektron.ITME 1995 nr 3 s. 51-59

Pajaczkowska Anna (ITME)

Monokrysztaty podtoza pod warstwy nadprzewodnikow
wysokotemperaturowych. Zesz.Nauk.U.Jag.Acta Chimica 1995 vol. 37
s. 237-239
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Palczewska Maria(ITME)

Charakteryzacja defektow paramagnetycznych w zwiazkach
potprzewodnikowych typu A"'BY metoda ESR. Prace ITME 1995
z.45, 54 s.

Pawtowska Marta(ITME)

Wplyw zanieczyszczen metalicznych na profil sygnatu EBIC w
krzemowych strukturach epitaksjalnych. Mater.Elektron.ITME 1995
nrls. 19-33

Pietrzak Katarzyna(ITME)

The influence of active element additions for the interface

between carbon fibre-copper composites. Mater.Elektron.ITME 1995
nrls.42-49

Plewa D., Koztowski Roman(ITME), Kaminski Pawel(ITME)
Glebokie centra defektowe w krzemowych warstwach epitaksjalnych
zanieczyszczonych zelazem. Mater.Elektron.ITME 1995 nr 1 s. 5-18

Pracka Izabela(ITME), Swirkowicz Marek(ITME), Surma
Barbara(ITME), Mozdzonek Matgorzata(ITME)

Badania absorpcji w krysztatach niobianu litu domieszkowanego
erbem. Mater.Elektron.ITME 1995 nr 4 s. 38-49

Rosinski Witold(ITME)

Zastosowanie implantacji jonéw do modyfikacji wasciwosci
technicznej warstwy wierzchniej metali. Mater.Elektron.ITME 1995
nr3s. 5-22

Rosinski Witold(ITME), Jagielski Jacek(ITME), Gawlik Grzegorz(ITME)
Zastosowanie implantacji do modyfikacji wiasnosci techniczne;j

warstwy wierzchniej metali. Inzynieria Powierzchni'95 -

Ogolnopolska Konferencja Naukowa, Radom-Zbozenna, Polska,
12.14-12.15.1995. Problemy Eksploatacji 1995 nr 5 s.31-38

Strupinski Wiodzimierz(ITME), Czub Mirosfaw(lTME), Wagner Andrzej(ITME)
Zaawansowane technologie cienkowarstwowe. Mater.Elektron.ITME
1995nr2s. 5-18

Tomaszewski Henryk(ITME), Weglarz Helena(ITME)

Wplyw warunkéw hydrotermalnej krystalizacji na morfologi¢ ziaren
tlenku itru. Mater.Elektron.ITME 1995 nr 2 s. 43-55
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Wagner Andrzej(ITME), Strupinski Wiodzimierz(ITME),

Czub Mirostaw(ITME)

Wzrost cienkich warstw typu (Y-Ba-Cu-O) na podtozu LaSrAlO,
metodqa MOCVD. MATEL'95/Nowe Materiaty i Technologie w
Elektrotechnice-Konferencja, 1.6dz, Polska 06.07-06.09.1995.
Materiaty Konferencyijne... 1995 s. 274-277

Waskiewicz Lidia(ITME), Karas Agata(ITME), Dabrowska Danuta(ITME)
Zastosowanie metod AAS i SSMS do analizy lisci tytoniu. Prace
Inst.Labor.Bad.Przem.Spoz. 1995 T. 50 s. 25-33

Wehr Anna(ITME)
Wplyw miedzi na ztacza migdzyfazowe srebro-nikiel. Prace ITME
1995 z. 46, 61 s.

Wieteska K., Wierzchowski Wojciech (ITME), Graeff W.

Synchrotron section topography of implanted layers. 3 Krajowe Sympozjum
Uzytkownikéw Promieniowania Synchrotronowego, 6-7 czerwca 1995 r., War-
szawa. Materialy... Warszawa: FWS 1995 s. 160-164

b) w druku

Jedrzejewski Kazimierz(ITME)
Miernictwo optoelektroniczne. Laboratorium. Skrypty Politechniki
Warszawskiej Ser. Elektronika 1995

Jedrzejewski Kazimierz(ITME)

Laboratorium podstaw miernictwa. Badanie parametrow cewek
indukcyjnych. Skrypty Politechniki Warszawskiej Ser.
Elektronika 1995

Kociszewski Longin(ITME), Pysz Dariusz(ITME), Stepien Ryszard(ITME)
Problematyka materiatéw szklanych w wytwarzaniu $wiattowodéw do
celéw czujnikowych. Sympozjum: Zastosowanie Czujnikéw
Swiattowodowych w Mechanice, Warszawa, Polska, 09.16-09.16.1995.
Materiaty pokonferencyjne... 1995
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Kordyasz A.J., Kisielinski M., Kownacki J., Wojtasiewicz A.,
Wojtkowska J., Nossarzewska-Orfowska Elzbieta(ITME),
Sarnecki Jerzy(ITME)

Response of the silicon 52 mm thick transmission self-biased
ion-implanted detector for protons and a particles.
Rocz.Srodowisk.Labor.Cigzkich Jonéw UW 1995

Kordyasz A.J., Wojtasiewicz A., Nossarzewska-Orlowska
Elzbieta(ITME), Sarnecki Jerzy(ITME)

Measurement of fission fragments from 252Cf by the silicon
E-D E telescope. Nukleonika 1996

Malag A., Strupinski Wiodzimierz(ITME)
MOCVD grown (AlGa)As double-barrier multiquantum well (DBMQW)
junction laser with low beam divergence. Electr. Technol.ITE 1996

Sass Jerzy(ITME), Gaca Jarostaw(ITME), Wéjcik Marek(ITME),
Strupinski Wiodzimierz(ITME)

The measurement of the indium concentration and coherency strain
in the InGaAs/InP superlattice by means of the HR XRD.
Electr.Technol.ITE 1996
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Zalgcznik 4

WYKAZ REFERATOW, KOMUNIKATOW, POSTEROW WYGLOSZO-
NYCH NA KONFERENCJACH, SEMINARIACH, SYMPOZJACH

4.1. o zasiggu migdzynarodowym

a) referaty

Shaping of Advanced Ceramics International Conference,
Mol,Belgium, 1995 04.25-04.27

Tomaszewski Henryk(ITME),Weglarz Helena(ITME),De Gryse R.
Crystallization of yttria under hydrothermal conditions.

10th European Microelectronics Conference,
Copenhagen,Denmark, 1995 05.14-05.17

Achmatowicz Selim(ITME),Jakubowska Matgorzata(ITME),
Zwierkowska Elzbieta(ITME),Primovitch M.

Low cost thick film resistive compositions without use of
noble metals.

USA-Poland Microelectronics Symposium, Wroctaw,Poland,
1995 05.14-05.17

Achmatowicz Selim(ITME),Jakubowska Matgorzata(ITME),
Zwierkowska Elzbieta(ITME),Primovitch M.

Studies on resistors based on molybdenum glass.

H&CO/International Conference on Holography and Correlation
Optics, Chernovtsy,Ukraine, 1995 05.15-05

Szczepanski Pawel(ITME),Mossakowska-Wyszynska A.
Dynamic operation of distributed feedback lasers.

Szczepanski Pawel(ITME), Tyszka-Zawadzka A.
Excess noise in lasers.
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CAMS'95/Country-Wide Scientific Conference, Zakopane,Polska,
1995 05.17-05.21

Bien Adam(ITME)
Wplyw sposobu przygotowania ceramiki korundowej na
wiasciwosci zlaczy spajanych technika lutow aktywnych.

Symposium of Interfacial Materials Science on Composites,
Tokyo,Japan, 1995 05.18-05.20

Kapelewski Jerzy(ITME)
The effect of defect-induced internal strains on
thermo-mechanical behaviour of piezoelectric surfaces.

13th International Conference on Noise in Physical Systems
and 1/f Fluctuations, Vilnius,Lithuania, 1995 05.30-06.02

Jelenski Andrzej(ITME)
Temperature and noise in THz devices.

4th Japanese-Polish Joint Seminar on Electromagnetic
Phenomena Applied to Technology, Oita,Japan,
1995 06.05-06.07

Kapelewski Jerzy(ITME)
Polarizing and piezoelectric effects of dipole impurity
systems in SAW substrates.

ICCG XI/The Eleventh International Conference on Crystal
Growth, Hague,Netherlands, 1995 06.18-06.23

FLukasiewicz Tadeusz(ITME),Kisielewski Jarostaw(ITME),
Sass Jerzy(ITME)
Czochralski growth of 3-BaB,0, (BBO) crystals.

EUROCHIP-EUROEAST Monolithic Microwave Integrated Circuits
Design Conference-Course, Warsaw,Poland, 1995 06.19-06.22

Dobrzanski Lech(ITME)
GaAs technology.

Dobrzanski Lech(ITME)
Statistical modelling.
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Jelenski Andrzej(ITME)
Physical modelling.

Noise Optimisation of High Frequency Semiconductor
Structures Meeting (Copernicus Project 1994/01180),
Warsaw,Poland, 1995 07.06-07.08

Jeleniski Andrzej(ITME)
Temperature and hot electron noise concepts.

Optical Scattering in the Optics, Semiconductor and Computer
Discs Industries Conference, San Diego,CA,USA,
1995 07.15-07.23

Daszkiewicz M.,Galas J.,Koztowski T.,Blocki N.,
Pawlowska Marta(ITME),Hruban Andrzej(ITME)
Opto-electronic scanning device for the observation of
scattering of YAG laser light in semiconductor materials.

ICCE'2/International Conference on Composites Engineering,
New Orlean,CA,USA, 1995 08.21-08.24

Pietrzak Katarzyna(ITME)
Metal matrix composites - methods of joining.

International Workshop on Terahertz Electronics,
Zermatt,Switzerland, 1995 08.31-09.01

Jelenski Andrzej(ITME)
Temperature and thermal resistance of THz devices.

TMC'10/10th International Conference on Ternary and
Multinary Compounds, Stuttgart,Germany, 1995 09.19-09.22

Drozdowski M.,Pajaczkowska Anna(ITME),Kasprowicz D.,
Ziobrowski P.,Klos Andrzej(ITME)

Study of the elastic properties of SrLaAlO, and SrLaGaO,
single crystals by Brillouin light scattering.
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EUROMAT'95/The 4th European Conference on Advanced Materials
and Processes, Padua/Venice,ltaly, 1995 09.25-09.28

Librant Zdzistaw(ITME),Olesinska Wiestawa(ITME)
Fracture behaviour of ceramics-metal-ceramics joints.

Olesinska Wiestawa(ITME),Bien Adam(ITME),
Wiosinski Wiadystaw(ITME)

Effect of activity of titanium on the properties of
ceramics-to-metal joints.

Olszyna A.,Halska A.,Kurzydiowski K.J.,Weglarz Helena(ITME)
Controlling the microstructure of a-Al,O; ceramic composites
with density gradient.

Pietrzak Katarzyna(ITME)
Nature and morphology of the interface layer in carbon
fibre-copper composites.

Wihosinski Wiadystaw(ITME),Kalinski Dariusz(ITME)
Microstructure of the phase layer in an Al,0;-FeNiy, alloy
joint using an Ag-Cu/carbon fibres composite filler.

JISSE-4/4-th Japan International SAMPE Symposium,
Tokyo,Japan, 1995 09.25-09.28

Kapelewski Jerzy(ITME)
A prospective role of subsurface non-central impurity

systems in forming a useful high frequency SAW substrate.

Workshop on Microsystem Technologies, Sinaia,Romania,
1995 10.13-10.15

Jelenski Andrzej(ITME)
MST activities in Poland.
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b) komunikaty i postery

International Symposium on Advanced Synthesis and
Processing/19th Annual Cocoa Beach Conference and Exposition
on Composites Advanced Ceramics, Materials and Structures,
Cocoa Beach,FL,USA, 1995 01.08-01.12

Hozer Leszek(ITME),Jong-Ren Lee,Yet-Ming Chiang
Phase composition control in SiC composites prepared by
reactive - infiltration with metal-silicon alloys.

9th European Frequency and Time Forum, Besancon,France,
1995 03.07-03.11

Soluch Waldemar(ITME)
Influence of the aluminium layer thickness on the properties
of Bleustein-Gulyaev waves in Li,B;0; crystal.

Seventh Biennial Workshop on Organometallic Vapour Phase
Epitaxy, Fort Meyers,FL,USA, 1995 04.02-04.06

Czub Mirostaw(ITME),Strupinski WiodzimierzOTME)
MOCVD growth of layer structures using TBA and TBP.

MRS/Materials Research Society Symposium-Spring Meeting:
Magnetic Ultrathin Films, Multilayers and Surfaces,
San Francisco,CA,USA, 1995 04.17-04.21

Kopcewicz Michat(ITME),Grabias Agnieszka(ITME),Nowicki P.
Microstructure and magnetic properties of nanocrystalline
Fegs x.yZr;B4Cu, alloys.

E-MRS 1995/European Materials Research Society Spring Meeting,
Strasbourg,France,
1995 05.22-05.26

Misiuk A.,Surma Barbara(ITME),Hartwig J.
Stress - induced oxygen precipitation in Cz-Si.

Ion Beam Analysis'95 Conference, Tempe, AR, USA,
1995 05.24-05.27

Jagielski Jacek(ITME),Gawlik Grzegorz(ITME),Turos Andrzej(ITME),

Nowicki L.,Madi N.(ITME)
Retention of nitrogen atoms implanted into carbon.
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Jagielski Jacek(ITME),Viguier H.,Frontier J.P., Trouslard P.,
Kopcewicz B.,Kopcewicz Michal(ITME),Thome L.
PIXE study of atmospheric aerosols in mountain region of Poland.

Turos Andrzej(ITME),Falcone R.,Drigo A.,Sambo A.,Nowicki L.,
Madi N.(ITME),Jagielski Jacek(ITME),Matzke H.
Structural transformations in leached uranium dioxide.

Physics and Technology of Low Dimensional Semiconductor
Structures for Techniques of the Future Generation. Fourth
Meeting of Participants, Jaszowiec,Poland, 1995 05.26-05.26

Strupinski Wiodzimierz(ITME),Czub Mirostaw(ITME),

Wagner Andrzej(ITME),Sass Jerzy(ITME),Woéjcik Marek(ITME),
Gaca Jarostaw(ITME),Surma Barbara(ITME),Strzelecka
Stanistawa(ITME),Piersa Mirostaw(ITME)

Epitaxy of InP-related materials.

XXIV International School on Physics of Semiconducting
Compounds, Jaszowiec,Poland, 1995 05.27-06.02

Czub Mirostaw(ITME),Strupinski Wiodzimierz(ITME)
MOCVD growth of InP-related materials using TBA and TBP.

Dobaczewski L.,Kaminski Pawel(ITME),Koztowski Roman(ITME)
Surma M.

Transition metal-related centres in silicon studied by
high-resolution deep level transient spectroscopy.

>

Jasinski J.,Kurpiewski A.,Korona K.,Kaminiska M.,
Palczewska Maria(ITME),Krotkus A.,Marcinkievicius S.,
Liliental-Weber Z.,Tan H.H.,Jagadish C.

Role of arsenic antisite in nonstoichiometric gallium arsenide.

7th Rochester Conference on Coherent and Quantum Optics/4th
Conference on Nonlinear Dynamics of Optical Systems'95,
Rochester,USA, 1995 06.05-06.10

Tyszka-Zawadzka A.,Szczepanski Pawel(ITME),Kujawski A.
Statistical properties of light from a real laser with
saturation effect.

Tyszka-Zawadzka A.,Szczepanski Pawel(ITME),Kujawski A.

Effect of mode nonorthogonality on light coherence in F-P
and DFB lasers.
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ICCG XI/The Eleventh International Conference on Crystal
Growth, Hague,Netherlands, 1995 06.18-06.23

Frukacz Zygmunt(ITME),Lukasiewicz Tadeusz(ITME),
Pracka Izabela(ITME),Matkovskii A.O.,Sugak D.Yu.,
Solskii I.M.,Vasylechko L.O.,Darygin A.M.

Growth and property investigation of ABO; laser crystals.

Frukacz Zygmunt(ITME),Malinowski Michat(ITME),
ELukasiewicz Tadeusz(ITME),Mierczyk Z.,Surma Barbara(ITME)
Growth and optical properties of Cr*":YAG single crystals.

Gloubokov Andrej(ITME)
Compatibility of YBa,Cu;0; thin films and ABCO, substrates
for different orientations.

Gloubokov Andrej(ITME), Swirkowicz Marek(ITME),
Jabtonski Ryszard(ITME),Pajaczkowska Anna(ITME)
Crystallization and properties of doped SrLaAlO, and
SrLaGaO, crystals.

Hruban Andrzej(ITME),Ortowski Wactaw(ITME),
Mirowska Aleksandra(ITME),Strzelecka Stanistawa(ITME)
SI-GaAs crystal growth in modulated thermal field.

Hruban Andrzej(ITME),Strzelecka Stanistawa(ITME),
Gtadysz Maria(ITME),Ortowski Wactaw(ITME),Wegner Elzbieta(ITME),
Mirowska Aleksandra(ITME),Piersa Mirostaw(ITME)
Physical properties of carbon doped SI-GaAs crystals.

Hruban Andrzej(ITME),Strzelecka Stanistawa(ITME),

Wegner Elzbieta(ITME),Gladysz Maria(ITME),Ortowski Wactaw(ITME),
Piersa Mirostaw(ITME),Mirowska Aleksandra(ITME)

Influence of technological process on semi-insulating

behavior undoped InP crystals.

Janssen H.,Gloubokov Andrej(ITME),Pajaczkowska Anna(ITME),
Woensdregt C.F.

Growth morphology of tetragonal ABCO, compounds: theory and
observations on Czochralski grown crystals.
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Pracka Izabela(ITME),Malinowski Michal(ITME),

Surma Barbara(ITME), Swirkowicz Marek(ITME),

Giersz Waldemar(ITME),Lukasiewicz Tadeusz(ITME)

The Czochralski growth of SrLaGa;O, Nd** and Pr’* doped
single crystals and their spectroscopic properties. :

Pracka Izabela(ITME), Swirkowicz Marek(ITME),
Malinowski Michal(ITME),Surma Barbara(ITME),

Giersz Waldemar(ITME),Lukasiewicz Tadeusz(ITME)
Single crystal growth and spectroscopic properties of LINbO;
doped with Er’*, Tm*", Yb*" and Pr'".

PLASMA'95/2nd National Symposium: Research and Application
of Plasmas, Warsaw,Poland, 1995 06.26-06.28

Makowski J.,Parys P.,Ry¢ L.,Wolowski J.,Woryna E.,Brzozowski
Andrzej(ITME),Nossarzewska-Orlowska Elzbieta(ITME)
Laser-induced X-ray emission from porous silicon.

C-BN & D'95/C-BN and Diamond Crystallization under Reduced
Pressure/2nd International Conference, Jablonna,Poland,
1995 06.27-06.29

Jagielski Jacek(ITME),Gawlik Grzegorz(ITME),Turos
Andrzej(ITME),Nowicki L.,Mozdzonek Malgorzata(ITME),
Madi N.(ITME)

Study of carbon nitride formation by ion implantation.

ICONO'95/8-th Laser Optics Conference+15th International
Conference on Coherent and Nonlinear Optics,
St.Petersburg,Russia, 1995 06.27-07.01

Kaczmarek S.,Kopczynski K.,Mierczyk Z.,Frukacz Zygmunt(ITME),
Pracka Izabela(ITME),Lukasiewicz Tadeusz(ITME)
Pr’* doped YAG and SLGO laser rods.

Mierczyk Z.,Kaczmarek S.,Kopczynski K.,Frukacz Zygmunt(ITME),
Pracka Izabela(ITME),Lukasiewicz Tadeusz(ITME)

Analysis of absorption spectra of crystals for coherent

radiation pumped solid-state lasers.
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X Feofilov Symposium on Spectroscopy of Crystals Activated
by Rare Earth and Transitional Ions, St.Petersburg,Russia,
1995 07.02-07.07

Frukacz Zygmunt(ITME),Lukasiewicz Tadeusz(ITME),Matkovskii A.O.,
Sugak D.Yu.,Durygin A.M.,Mierczyk Z.,Kopczynski K., Kaczmarek S.
Color centers in YAG single crystals, activated with Ho, Tm, Er, Nd, Pr, Cr ions.

Sugak D.Yu.,Matkovskii A.O.,Durygin A.M.,Solskii L.M.,

Vakiv N.M.,Frukacz Zygmunt(ITME),Lukasiewicz Tadeusz(ITME)
Effect of ionizing radiation and annealing on optical

properties of YAP, YAP-Nd, YAP-Er single crystals.

CLEO/Conference CLEO/Pacific Rim'95, Chiba,Japan,
1995 07.10-07.14

Mossakowska-Wyszynska A.,Szczepanski Pawel(ITME),
Malinowski Michal(ITME)

Modulation bandwidth of complex coupled planar dielectric
distributed feedback lasers.

International Conference on Atomic Collisions in Solids,
Linz,Austria, 1995 07.17-07.21

Turos Andrzej(ITME),Falcone R.,Drigo A.,Sambo A.,Matzke H.
Ion channeling in spinel single crystals.

ICDS'18/Defects in Semiconductors 18th International Conference,
Sendai,Japan, 1995 07.23-07.28

Dobaczewski L.,Kaminski Pawel(ITME),Koztowski Roman(ITME)
High resolution DLTS studies of transition metal-related defects in silicon.

Misiuk A.,Surma Barbara (ITME),Bak-Misiuk J.,Lisovskii I.P.
Oxygen precipitation in Cz-Si under hydrostatic pressure

ECM'16/European Crystallographic Meeting, Lund,Sweden,
1995 08.06-08.11

Anulewicz R.,Bak T.,Cyranski M.,Krygowski T.M.,

Pawlak Dorota(ITME),Pniewska D.,Rasata D.,Gawinecki R.
Substituent effect on geometry of the pyridine ring in
1-methyl-4-(4-r-phenyl)-2,6-diphenylpyridium perchlorate.
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ECAART-4/European Conference on Accelerators in Applied
Research and Technology, Zurich,Switzerland,
1995 08.29-09.02

Turos Andrzej(ITME),Falcone R.,Drigo A.,Sambo A.,Matzke H.
Radiation damage in spinel single crystals.

Zaborowski M.,Gawlik Grzegorz(ITME),Barcz A.,
Turos Andrzej(ITME)

The effect of Cr implantation on the morphology of Al:Si
films.

International Conference on Intermolecular Interactions in
Matter, Lublin,Poland, 1995 09.07-09.09

Kaczmarek S.,Mierczyk Z.,Kopczynski K.,Matkowski A.O.,
Sugak D.J.,Frukacz Zygmunt(ITME)

Interaction of ionizing radiation with rare-earth doped YAG
crystals.

ICAME'95/International Conference on the Applications of the
Maéssbauer Effect, Rimini,Italy, 1995 09.10-09.16

Graf T.,Kopcewicz Michal(ITME),Grabias Agnieszka(ITME),
Girchardt T.,Hesse J.

Field intensity studies of the RF sideband and collapse

effect in Fe73,5Cu|Nb3Si13,5B9.

Kopcewicz B.,Kopcewicz Michal(ITME)
Determination of iron concentration and the size
distribution of iron containing particles in atmospheric
aerosols.

Kopcewicz Michal(ITME),Grabias Agnieszka(ITME),Nowicki P.
RF-Mgssbauer study of the nanoscale bee-Fe phase formed due
to annealing of amorphous FeZrBCu alloys.

Kopcewicz Michal(ITME),Stobiecki T.,Grabias Agnieszka(ITME),
Czapkiewicz M.

Microstructure of Fe/Ti multilayers prepared by RF

sputtering deposition.
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EPMS'95/5th International Workshop Electronic Properties of
Metal/Non-Metal Microsystems, Polanica-Zdrdj,Poland,
1995 09.11-09.14

Kaminski Pawel(ITME),Pawtowski M.,Cwirko Ry
Palczewska Maria(ITME),Koztowski Roman(ITME)
Digital analysis of photo-induced current transients in
semi-insulating GaAs and InP.

Misiuk A.,Kaminski Pawel(ITME),Koztowski Roman(ITME),
Hartwig J.

Electrically active defects in Ni-contaminated Cz-Si with
oxygen precipitates.

Ryba-Romanowski Witold(ITME),Gotab S.,Pisarski W.A.,
Dominiak-Dzik G.,Berkowski M.,Pajaczkowska Anna(ITME)
Growth and characterization of new disordered crystals for
the design of all-solid-state lasers.

Surma Barbara(ITME),Misiuk A.,Mozdzonek Matgorzata(ITME),
Hartwig J., Prieur E.

FTIR study of oxygen precipitation in high pressure treated

Cz-Si contaminated by transition metals.

HTSC/First Polish-US Conference on High Temperature
Superconductivity, Wroctaw,Poland, 1995 09.11-09.15

Jabtonski Ryszard(ITME),Gloubokov Andrej(ITME),
Pajaczkowska Anna(ITME)

Electron spin resonance study of Fe* jons in SrLaAlO, and
SrLaGaO, high-Tc substrates.

Jabtonski Ryszard(ITME),Palczewska Maria(ITME),
Przystupski P.,Ktos Andrzej(ITME)
Low-field microwave absorption in a YBCO thin films on different substrates.

Kozielski M.,Gloubokov Andrej(ITME),Szybowicz M.,Runka T.,
Drozdowski M.,Pajaczkowska Anna(ITME)
Raman spectroscopy in SrLaGaO, substrate crystal.

Ryba-Romanowski Witold(ITME),Gotab S.,Dominiak-Dzik G.,
Pisarski W.A.,Pajaczkowska Anna(ITME)

Optical methods in assessment of structural stability of HTS
thin film substrates. Application to SrLaAlO4 and SrLaGaO,.
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SMM'12/Soft Magnetic Materials Conference, Krakéw,Poland,
1995 09.12-09.14

Jablonski Ryszard(ITME),Maziewski A.,Tekielak M.,
Desvignes J.M.
FMR study of Co substituted yttrium iron garnet films.

GRIN'95/International Conference Gradient - Index Optics in
Science and Engineering, Kazimierz Dolny,Poland,
1995 09.13-09.15

Stepien Ryszard(ITME),Kociszewski Longin(ITME),
Pysz Dariusz(ITME)
Problemy technologiczne wytwarzania szkiet na soczewki typu GRIN.

ISHM'95/XIX Conference of the International Society for
Hybrid Microelectronics, Poland Chapter,
Porabka-Kozubnik,Poland, 1995 09.17-09.20

Achmatowicz Selim(ITME),Jakubowska Matgorzata(ITME),
Marczak Alicja(ITME),Tebenko I.

Investigation on ruthenium based resistive pastes fired at
low temperature.

ISSPMS'95/II International School and Symposium on Physics in
Materials Science: Surface and Interface Engineering,
Jaszowiec,Poland, 1995 09.17-09.23

Mazur Krystyna(ITME),Pracka Izabela(ITME)
The X-ray topography investigation of defects in erbium and
thulium doped LiNbO;.

Misiuk A.,Kaminska A.M.,Surma Barbara (ITME),Hértwig J.,Prieur E.,Bak-
Misiuk J.
Near-surface oxygen related defects in processed Czochralski grown silicon.

Wehr Anna(ITME),Rylski A.
Penetration analysis of elements in layered polycrystalline
films of Ni-Ag and Ni-Cu-Ag.

Wierzchowski Wojciech(ITME),Mazur Krystyna(ITME),

Strupinski Wiodzimierz(ITME),Wieteska K.,Graeff W.
Investigation of misfit dislocation sources in GaAs epitaxial layers.
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Wieteska K.,Diuzewska K., Wierzchowski Wojciech(ITME)
Lattice deformation studies in silicon implanted with
high-energy protons.

Wieteska K.,Wierzchowski Wojciech(ITME),Graeff W.
Investigation of implanted layers by means of
back-reflection and transmission synchrotron section

topography.

Wojcik Marek (ITME),Sass Jerzy (ITME),Gaca Jarostaw (ITME),Mazur Krystyna
(ITME),Strupinski Wtodzimierz (ITME),Czub Mirostaw (ITME)
Determination of chemical composition and structural perfection of A"'BY
MOCVD epilayers using XRD mapping of reciprocal space.

TMC'10/10th International Conference on Ternary and
Multinary Compounds, Stuttgart,Germany, 1995 09.19-09.22

Pajaczkowska Anna(ITME),Domagata J.,Gloubokov Andrej(ITME),
Jabtonski Ryszard(ITME),Ktos Andrzej(ITME)
Crystal growth and defects in SrLaAlO,4 and SrL.aGaO,.

SIOEL'95/3rd Symposium on Optoelectronics,
Bucharest,Romania, 1995 09.28-09.29

Kaczmarek S.,Kopczynski K.,Mierczyk Z.,Matkowski A.,
Sugak D.J.,Frukacz Zygmunt(ITME)

Influence of g-radiation on lasing properties of YAG, YAP
and SLGO crystals doped with rare-earth ions.

Kaczmarek S.,Mierczyk Z.,Kopczynski K. ,Frukacz Zygmunt(ITME),
Pracka Izabela(ITME),Lukasiewicz Tadeusz(ITME)
Comparison of Pr'":YAG and Pr’":SLGO lasers.

ECerS'95/Fourth Euro-Ceramics Symposium, Riccione,Italy,
1995 10.02-10.06

Bien Adam(ITME),Librant Zdzistaw(ITME),Olesinska Wiestawa(ITME),
Wiosinski Wiadystaw(ITME)

Effect of oxygen on the properties of transistion layers

formed in ceramic-metal joints bonded using an active braze.

Boniecki Marek(ITME),Niezgoda T.

Thermal fatigue lifetime prediction for ceramic tool
materials.
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ponieckl Marek(11 ME),N1€zgoda 1.,5ZymcCzZyK W.
Numerical analysis of internal thermal stresses in alumina ceramics.

Niezgoda T.,Matachowski J.,Boniecki Marek(ITME)
Numerical analysis of Vickers indentation on alumina ceramics.

Working Group Meeting Cost SIS WP 1, Rossendorf,Germany,
1995 10.12-10.13

Jagielski Jacek(ITME),Gawlik Grzegorz(ITME),Turos Andrzej(ITME),
Nowicki L.,Mozdzonek Malgorzata(ITME),Madi N.(ITME)
Study of the effects of nitrogen implantation into carbon.

VITT'95/Vzaimodejstvie Izlucenij s Tverdym
Telom-Konferencija, Minsk,Belarus, 1995 10.16-10.19

Strzelecka Stanistawa(ITME),Hruban Andrzej(ITME),Gtadysz
Maria(ITME),Wegner Elzbieta(ITME),Piersa Mirostaw(ITME),
Ortowski Wactaw(ITME),Hryczuk A.

GaAs single crystals with high homogeneity.

Wieteska K.,Wierzchowski Wojciech(ITME),Graeff W.
Investigation of silicon implanted with high-energy ions by
means of X-ray diffraction topography.

Medica Controla Farmacja Optica'95-XI International Fair,
Warsaw,Poland, 1995 10.24-10.26

Kociszewski Longin(ITME),Stepien Ryszard(ITME),
Pysz Dariusz(ITME)
Research and development for biomedical applications.

Accelerator Based Materials Science Conference,
Kocovce,Slovakia, 1995 11.06-11.09

Kopcewicz Michal(ITME)
Maossbauer study of ion-beam modification of metals.

IEEE International Ultrasonics Symposium, Seattle, WA ,USA,
1995 11.07-11.10

Hechner Judyta(ITME),Wrobel Tadeusz(ITME)

The influence of PcCu layer crystalline structure on the
temperature stability of SAW gas sensors.
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MRS/Materials Research Society 1995 Fall Meeting,
Boston,MA,USA, 1995 11.27-12.01

Chiang Y.M.,Aoki M.,Kosacki Igor(ITME),Lee J.R.,Tuller H.L.,
LiuY.

Correlating microstructure, solute segregation, and grain
boundary impedance in polycrystalline zirconia.

Chiang Y.M.,,Lavik E.B.,Kosacki Igor(ITME),Tuller H.L.
Enhanced nonstoichiometry and electrical conductivity in
dense nanocrystalline CeO,.,.

Hozer Leszek(ITME),Yet-Ming Chiang,Ivanova S.,Isa Bar-On
Processing and mechanical properties of SiC-metal
interpenetrating composites.

4.2. o zasiggu krajowym
a) referaty

V Konferencja: Swiatlowody i ich Zastosowanie,
Biatowieza,Polska, 1995 01.19-01.21

Kociszewski Longin(ITME),Pysz Dariusz(ITME),
Stepien Ryszard(ITME)

Mozliwosci zastosowania zintegrowanych struktur
$Swiattowodowych.

Lasery w Medycynie-I Krajowa Konferencja, Zegrze,Polska,
1995 04.27-04.29

Kociszewski Longin(ITME),Lukasiewicz Tadeusz(ITME),
Stepien Ryszard(ITME),Kisielewski Jarostaw(ITME),

Pysz Dariusz(ITME),Frukacz Zygmunt(ITME),Kopczynski K.
Problematyka materialowa w zakresie konstrukcji medycznych
urzadzen laserowych wykorzystujacych laser holmowy i erbowy.

Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe-III Seminarium,
Spata,Polska, 1995 10.23-10.26

Strupinski Wiodzimierz(ITME)

Technologia MOCVD struktur cienkowarstwowych ze zwiazkow
II-V.
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Inzynieria Powierzchni'95 - Ogélnopolska Konferencja
Naukowa, Radom-Zbozenna,Polska, 1995 12.14-12.15

Baszkiewicz J.,Kaminski M.,Krupa D.,Kozubowski J.,Barcz A.,
Gawlik Grzegorz(ITME),Jagielski Jacek(ITME)

Wplyw implantacji jonéw krzemu na strukturg i odpornosé
korozyjna warstwy powierzchniowej stali 360L, stopu vitalium
i stopu tytanu TicAl4V.

Rosinski Witold(ITME),Jagielski Jacek(ITME), Gawlik Grzegorz(ITME)
Zastosowanie implantacji do modyfikacji wiasnosci
technicznej warstwy wierzchniej metali.

b) komunikaty i postery

V Konferencja: Swiatlowody i ich Zastosowanie,
Biatowieza,Polska, 1995 01.19-01.21

Jedrzejewski Kazimierz(ITME)
Multiplekser 1480/1550 nm do wprowadzania sygnatu
pompujacego do wzmacniacza erbowego (EDFA).

Jedrzejewski Kazimierz(ITME),Pozniak K.
Przewezane filtry $§wiattowodowe.

V Krajowe Sympozjum Nadprzewodnictwa Wysokotemperaturowego,
Kazimierz Dolny,Polska, 1995 01.22-01.25

Gloubokov Andrej(ITME),Pajaczkowska Anna(ITME)
Two dimensional model of compatibility YBa,Cu3;0;. thin
films and ABCO, substrata.

Jabtonski Ryszard(ITME),Fink-Finowicki J.,Piechota S.
Electron spin resonance spectra in SrLaAlO,:Cu®".

Jabtonski Ryszard(ITME),Pajaczkowska Anna(ITME), Gloubokov Andrej(ITME)
Thermal defects in SrLaAlO, and SrLLaGaO, high-Tc substrates
detected by ESR spectroscopy.

Pajaczkowska Anna(ITME),Jablonski Ryszard(ITME),
Gloubokov Andrej(ITME),Ryba-Romanowski Witold(ITME)
Wiasnosci monokrysztatow tlenkowych-podtozy pod cienkie
warstwy nadprzewodnikow tlenkowych.
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IV Poznanskie Konwersatorium Analityczne: Nowoczesne Metody
Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilo$ci
Pierwiastkow, Poznan,Polska, 1995 04.27-04.28

Kara$ Agata(ITME),Dabrowska Danuta(ITME),
Waskiewicz Lidia(ITME)

Wykorzystanie standardu NBS do kalibracji i interkalibracji
metod SSMS i AAS na przyktadzie NiO.

Sokotowska Wanda(ITME)
Zagadnienia zwigzane z opracowaniem wewngtrznego systemu zapewnienia jakosci
w Laboratorium Chemicznym Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych.

Lasery w Medycynie-I Krajowa Konferencja, Zegrze,Polska,
1995 04.27-04.29

Kociszewski Longin(ITME),Stepien Ryszard(ITME),

Pysz Dariusz(ITME)

Mozliwosci zastosowan w medycynie $wiattowodowych struktur
zintegrowanych do przewodzenia $wiatta laserowego.

Wzrost i Charakterystyka Krysztalow - IV Ogélnopolska
Konferencja + Il Zjazd Polskiego Towarzystwa Wzrostu
Krysztatéw, Krakow,Polska, 1995 05.23-05.24

Bajor Andrzej(ITME),Pracka Izabela(ITME), Swirkowicz Marek(ITME)
Residual stresses in Czochralski grown LiNbO; crystals.

Gloubokov Andrej(ITME),Klos Andrzej(ITME),Pajaczkowska Anna(ITME)
SrLaAlO, and SrLaGaOj, single crystals and their
compatibility with YBa,Cu;0;., thin films.

Pracka Izabela(ITME),Surma Barbara(ITME), Swirkowicz Marek(ITME),
Mozdzonek Malgorzata(ITME),Giersz Waldemar(ITME),

Kaczmarek Barbara(ITME)

Single crystals growth and optical properties of LiNbOs

doped with Er**, Tm**, Pr’* and MgO.

Wagkiewicz Lidia(ITME)

Wyznaczanie stechiometrii monokrysztatéw SrLaAlO, i
SrLaGaO,.
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3 Krajowe Sympozjum Uzytkownikéw Promieniowania Synchrotronowego,
Warszawa, Polska, 1995 06.06-06.07

Misiuk A.,Hartwig J.,Prieur E.,Bak-Misiuk J.,

Surma Barbara(ITME),Leszczynski M.

Synchrotron diffraction topography of pressure treated
Czochralski grown Si and AlyGa, As/GaAs crystals.

Wieteska K.,Wierzchowski Wojciech(ITME),Graeff W.
Synchrotron section topography of implanted layers.

MATEL'95/Nowe Materialy i Technologie w
Elektrotechnice-Konferencja, £.6dz,Polska, 1995 06.07-06.09

Wagner Andrzej(ITME),Strupinski Wiodzimierz(ITME),

Czub Mirostaw(ITME)

Wzrost cienkich warstw typu (Y-Ba-Cu-O) na podtozu LaSrAlO,
metodg MOCVD.

I Konferencja Granty-Automatyka'95: Zastosowania Automatyki,
Warszawa,Polska, 1995 06.28-06.29

Borkowski P.,Walczuk Eugeniusz(ITME)
Impulsowy uktad zasilajacy naped stycznikoéw pradu
przemiennego dla potrzeb wspoiczesnej automatyki.

V Polska Konferencja Chemii Analitycznej: Analityka w Stuzbie
Czlowieka i Srodowiska, Gdansk,Polska, 1995 09.03-09.09

Sokotowska Wanda(ITME)

System jakosci w Laboratorium Charakteryzacji Materiatow
Wysokiej Czystosci Instytutu Technologii Materiatow
Elektronicznych.

Sympozjum: Zastosowanie Czujnikéw Swiatlowodowych w
Mechanice, Warszawa,Polska, 1995 09.16

Kociszewski Longin(ITME),Pysz Dariusz(ITME),Stepien
Ryszard(ITME)

Problematyka materiatow szklanych w wytwarzaniu $wiattowodow
do celéw czujnikowych.
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Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i
Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikéw Przemyslu Chemicznego,
Lublin,Polska, 1995 09.25-09.28

Pawlak Dorota(ITME), Wawer I.
Krystalochemia i NMR w badaniu tautomerii
n-salicylideno-2-hydroksyaniliny.

Standardowe Metody Analizy Chemicznej Rud i Metali: Naukowe
i Techniczne Problemy Realizacji Strategii ISO i CEN w
Krajowym Systemie Kontroli Jakosci - Konferencja,
Ustron-Zawodzie,Polska, 1995 10.09-10.14

Sokotowska Wanda(ITME)

Wewnetrzny system zapewnienia jakosci zgodny z EN 45001 i
ISO/IEC nr 25 w Laboratorium Charakteryzacji Materiatow
Wysokiej Czystosci ITME. Realizacja zasad polityki jakosci w
procedurach systemowych.

Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe-III Seminarium,
Spata,Polska, 1995 10.23-10.26

Czerwosz E.,Sadowski J.T.,Surma Barbara(ITME),Herman M.A.
Badania struktur heteroepitaksjalnych
ZnTe/Zn,Cd,Te/ZnTe/GaAs[100] metodami spektroskopii
ramanowskiej i fotoluminescencji.

Czub Mirostaw(ITME),Strupinski Wiodzimierz(ITME)
Zastosowanie zrodet alternatywnych dla PH; i AsH; w
technologii wzrostu epitaksjalnego MOVPE zwiazkéw A"'B".

Dobrzanski Lech(ITME)
Charakterystyka przyrzadu HEMT otrzymanego metodqa MOCVD.

Gawlik Grzegorz(ITME),Jagielski Jacek(ITME)
Wytwarzanie krzemkéw wolframu w cienkich warstwach
mieszanych jonowo.

Kaczanowski Jan(ITME),Stonert A.,Wagner Andrzej(ITME),
Turos Andrzej(ITME)

Badanie cienkich warstw nadprzewodnikow
wysokotemperaturowych metoda RBS.
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Kaczanowski Jan(ITME),Strupinski Wiodzimierz(ITME),

Czub Mirostaw(ITME),Turos Andrzej(ITME)

Badanie metoda kanatowania jonéw cienkich warstw
epitaksjalnych zwiazkéw pétprzewodnikowych A™BY.

Lukasiak Z.,Kowalczyk A.,Bata W. Nossarzewska-Ortowska
Elzbieta(ITME)

Kinetyka gasnigcia luminescencji w warstwach krzemu porowatego.

Malag A.,Strupinski Wiodzimierz(ITME)
Laser zlaczowy (AlGa)As z wielokrotna studnia kwantowg o
malej rozbiezno$ci wiazki otrzymany technika MOCVD.

Nossarzewska-Ortowska Elzbieta(ITME),Lipinski Dariusz(ITME),
Pawlowska Marta(ITME),Brzozowski Andrzej(ITME),
Przyborowska Krystyna(ITME)

Epitaksjalne warstwy krzemu na krzemie porowatym.

Plachetko S.,Bata W.,Nossarzewska-Ortowska Elzbieta(ITME)
Badanie defektow z glebokimi poziomami w warstwach krzemu
porowatego metoda niestacjonarnej pojemnosci.

Sass Jerzy(ITME),Gaca Jarostaw(ITME),W¢jcik Marek(ITME),
Strupinski Wiodzimierz(ITME)

Pomiar koncentracji indu i koherencji sieciowej w supersieci
InGaAs/InP za pomoca dyfraktometru wysokorozdzielczego.

Turos Andrzej(ITME)
Akceleratorowa mikroanaliza cienkowarstwowych struktur
potprzewodnikowych.

Zabik G.,Bata W.,Nossarzewska-Ortowska Elzbieta(ITME)
Badanie stanow powierzchniowych w strukturach metal-krzem
porowaty metodami admitancyjnymi.

Ogolnopolskie Seminarium MRJ, Krakéw,Polska,
1995 12.04-12.06

Wawer I.,Pawlak Dorota(ITME)
13C CP MAS NMR w badaniach N-benzylidenoanilin.

101


http://rcin.org.pl

0T-Z +
DISYIIR[ Y

forupoyos
1 lamoyporg Adomy

(LSIA) swasAso1otu [euondunypnu

NVdSOXAN /LSVASNXAN-LSIN
£6L00-¥60dO

'zul "qey 1p Joid | zazomepeq Ajodsaz | Jo BaIR A1 UT UONIEIdO0D [BUOTJEUIU] SNAXAN-SNOINYAJOD €
‘1133 M

9cZ + ‘ilsoy ‘pisiod . €4/111 D ‘uorssIuwo)

DIsuspef 'Y ‘03MWRIN “‘AMIrT YOAMOIEIIAMONSTU YOBININAS ueadomy FSION 0811¥6dD
"zul "qey Jp joxd | :z azomepeq Ajodsaz 1 [OBZIBJZ0I31Y M MOWINZS BIUEPEY 661 SNOINYAJOD 4

forupoyos g 1 fomoypoig Adomyg

nurefery z fonysfodomy Koujodsp

1sTwoy] yorwres m ngojouyda)

(1-2) ‘101330 “1foemo BLIOJEW I D{NBU 319 Mm eoexdjodsm

159 T IS nyer LR | 1Sanyez

zowmaodoy ‘W ‘misjod ‘1fouery 1uyozidamod Amapynas 1foeyApow 8020-v610-VdID

"qey Jp Joxd | :z azomepeq Ajodsaz Apojaur auTeuo(ouUIMUONIN ON OJNODON-SNIOINYAJ0D I
[amoporeudzpdru
LI Auoxns 3z Auoxns 2z
Azioyez1[edy JeWd nwes3oxd jop sue(q d

TALLI FAZDINISAZON HOAYOLN M ‘HIOAZOMVAVE MOINVIDO0Ud HOAMOUOIVNAZAAIN ZVIAM

S Mruzakpez

102



88£0£6 1.OAdIOHYd senunuon
ueadomyg a2y} JO UOISSTUIIO))

(91-2) | yoorm ‘pIsiod ‘Amiry samuno)) ueadoiny urd)seq

ZJIMOJBWDY °S ‘ilouer ‘ndjag | S[[o0 Ie[0s uodI[OIs 10 d)sed dANINPUOD pue [eU)) YIIM A30[0Uydd ]
‘Zurip | :z azomepeq Ajodsaz ISAJIS QAIISUISOYJ “SUIOBIUOD [BIDIA pue oua10g Ul uoneradoo) 9

1foemors njuawrerp ysopremi [doklezszAmazid

‘DIS[OJ “OANWIIN 1osoprems [dupefousjod o YNED . S[BLIdJBIAl

‘TIpUB[I] ‘TIpUB[OH -q B[33M M{]OZE MISIem druepepeN | J10J sanbruyods] Suussuduy 2ovpmg

(z-2) ‘1louery "TuyoZIdIMod Ampnis erus[euoysop paseg UO] pue BUISE[J UO UOTOY
nysjeider [ 1p | :z 9zomepeq Kjodsaz DIuy3) dmouol 1 amowzeq dSId-S1S-1S0D | ¢

nuelfig M

‘iloemors (fopysfadong Koujodsp 1fstoy

‘ununy ‘o{s[od yoewel M [drupoyaos g 1 [omoxpoIs

0T-Z + ‘oarundIN ‘Touery saImunos Adomg mofeny ep) LSYHOIUNT

DISUS[f 'V ‘nue( ‘ns[Rg ueadomy wialseq pue [enud) | -dIHOOWNA /£606:£6dD 1aloxd
‘zut ‘qey Jp ‘Joid | :z azomepeq Ajodsaz 0} $321A19s diyo01ny Jo uoIsuaIxXyg SNOINYAJOD b

fomoporeuAzp3aru
TIALLI Auoxns 3z Auons 2z
Azioyezieay JRWR nures3oad “Jop sueq d

103



eruemouo(dyuny pesez yoAuzoAzy sruemodserdo
JSUTy YOAUZOTUBYOIWI-OMOJUBMY MO YIAUTeNO]
qnsuy [m{semuyos | -31u 1 039MOU0II[2 NZed 0FamoreruAmnmp
DISUR[['Y -0Y1Z1 Isnre[dg ‘YoAmojuemy| TupnIs yoAuzorureusp
“zurqey Jp-joid yneN elfwapeyy a1zeq BU ApLZIAZId 9MOUOII[20UBU dIMON . L661-7661 B[ BU Z
(rs1-2) R:MA D |
pysurdnng A\ “Zut Ip NSUIA -tupomazidiod moxzeimz oz yaAurelsyenda
(9-7) | ‘aojreLIIRWOIPEY INSU] MISIeM .no?owo%oa ¥o141d ‘mopeizs Anjouowr
UeqQIH'Y ZulIp | [Ds[a1eA0pa[ss[-ouRneN eruezIem1Am 18ojouydd) fomzor 1 eruepeg 8661-7661 ©ie| BU I
SNAOIVIdA
TIALI Auoxs 2z TuZoTuRISeZ
Azioyezieay JBWR] Amoum *10p sue( dy

9 yruzakpez

(AMOAVZIAZAAIN AMON O NIDAVIO M) FAMOTOAVNAZAIATIN ADVIdIQdSM
HOVIAVY M HDANVMOZITVIY HOAZOMVAVE-OMOMNVN MOLVINAL ZVIAM

A



UOAT ‘S90u20sau
TN XNBLIIBIA
$ap AMWIYD-021sAyq

(81-7) zomarseyny I 9p a110jRIOqRT] pIleuIag

+4A ‘Wl ‘, ad rureuof
YOAUBMONZSIIWOP JVA DV A MOpeIZsAnjou

"ZUI'qey] Jp oop apne[) SIAATU() -ow amodoysonyads aruepeq 1 aruBMAWAZIIO L661-S661 BIE] BU v
I7/34 11Z/IN M 21u08az0zs ‘YoAuzorejow
yoedojs m amouol sruezsarwu zozidod
yoAuejomAm 1foezirowre mosadoid aruepeq ‘¢
(uorssturyg Aey-X
paonpu] uojoid) XId polow a1uj039zozs
‘YoAmoxzeim-ouol pojowr n1okzn Azid
Kes10 ‘(JASNSD) yoAuzokizysoune
3SSEJA] 9p dLnPwonddg UdZz0ZSAZd31uBZ NPRR{S rueped ‘7
ap 10 AIreY[ONN nwamouo[ niuemoprequioq yoAueppod eyrurer
(z-Z) DisPBe[ [ Ip | ALIPWONI3dS 9p ANUIY | -20-[EIAUW NPERN T DIWIEIID [OSOUSEEM SIUEpRy | 9661-7661 BlE] BU £
VIONVIA
TALLI Auoxs 9z TuzoTuRISezZ
AziojEZI[EY Jewa Amouin "J0p aue( d

105


http://rcin.org.pU

Sramyosunerg “YisAyd
-12d10y3s9 ] aredpNN
pun o1sAydielda 1y 1
(1-7) Zommaddody[' N | -TISU] BUTW[Y[IAN-O[OTe) gISANND3,] modoss
‘qey Jp-joxd IRISIDATU() YISTUYIS |, yoAuzoteIsAn{ousu 1 yoAuzd1JIOWe BIluepeqg 8661-S661 BIE[ BU 8
urag (Z 1) pueqroa
(9-7) -s3unyosio,] wi Sunjyonz elovzA1a)RIRYD - MOJRIZSADY 1SOJZM ‘BZJUAS
URQNIY'Y “ZUl Ip -[reIsuy] g amnsuy | gV yoAmoxiupomazidiod moyzeimz eruepeg L661-7661 B[ BU L
uIIeg Amisrem pod ezoppod eu ApezsAny ‘idojou
(81-2) “(Z31) pueqiaas3unyd | -yoo1 DSLH YoLkokzpomazidpeu 1 yoLuzoLido epp
Bysmoyzokledy -s10,] w1 umyonzjel MOFRLIdRW YOAUZOI[BISAD| BIUBZIEAM]AM 1 1130]
‘qeq 1pyoxd ~SU g vansu] -ouYd3) YoAMOU JMUIZPIIZP M [omMZ01 T euEpEg 9661-S661 #1E] vu .
ADINIIN
w2)0Ze WAuRMOUR[dWI J1ZB[9Z M BIUBMIZIZAM
uok7 | 03anqAzs sa001d zozid yoKuejomAm }azsarwop
‘arrea[onN anbisAyg 1foeyyun 1 yoAmozey uerwazid suepeq ‘7
(z-2) op JMNsU] preuIog 1re3owr yoedols m mouol dfoejuerdun zozid
DIS[o13e[ [ Ip Ipne[)) JISIdATU() yoAuejomAm yoAmozej uerwazid sruepegq | L661-S661 BIR] BU S
TIALI Auoqs 9z TUZJTURISRZ
Kz10yBZ1TRY Jewd |, Amowmn "Jop aue(] d

106


http://r

Joqe|

-s3un[yeNSuUONOIYIULS [duzoreisAnjooim 1 [dulKoxas

(z7) 3mquey ‘gVTASVH | 1geiSodo; lemouonomnyouss eoowod ez yosmoyiu

DYSMOYDZIIA A -ASA( uonoIIuLg -pomazidiod mopeuaewr yoAurelsyends 1 yoku
qey Ip ~UQUOIP|IH SaydsInag -emojue[dur misIem dMOUOLOIYOULS BIUBPRY 9661-S661 BIE] BU €1

WESNNS ‘OM/ZdZ

UOISIAL( SO (d9L ‘Vel) “Hd “HSV [P P91z

(1's1-2) -03dQ 191U Y2IBISAY yoAumAjeurdie niuelsAzioyAm Azid GADOIN
pisyrdnng’ ( “zut 1p 'OV TS TALVOTV | ‘pow misiem yokuelsyends msoszam awuepeq | 9661-v661 BleI BU | Z]

JpeIsuLeq ZH L 10SOMI[101S3ZD

Yruyodzuanbayy sanjez eu yoAmoyrupomazidiod mopezifzid

DISUS[["Y -Uo0H Inj JnInsu] | yoAmou B[p YIAMO[BIdW POLINI[d Op IN)NIS0Id]
‘zurqey p-joid | 9INUISYIOH AYISTUYIDL | -9y YOAMOIBIWIAMONSIU Z MOUOLID Hodsuel | L661-£661 BIE] BU 11

Yi1sAyd aipuemasuy [e1ow

(1-7) zomadddoy' N I1J WNLIojeIoqe] -[e3oW YOAMOMISIEMO[IIM MOPBR[N OAUZIA)
‘qey Jp-joxd 31ngsi( 1BISLIATUN) -oUFeW [10§0USBIM 1 AININISODIW dTUepeyg 8661-S66] BIR[ BU 01

eudf ‘YisAydrodioyisa g A,V UdAmoyu

(z-7) som1y Iy nsuy 1eysIdAIu | -pomadzidiod yoexzeimz yoLuromzood 1 yoLulon
Zurqey 1pjod JO[IIYIS YoUpauy -od m afoeuLIOjSUR O T MODYJIP SIUSZIOM | L661-S661 BIE] BU 6

TALI Auoxs 3z Tuzo1ueI3ez

Kzioyeziesay Jewd | Amouwn "Jop due(] d

107



AQTY ‘AoyIupoAoIdnjog

YOAUZITUOLNI[d YorpezIAZId M UBMOSOISBZ B[P
AMOJUBMY ATUPNIS T AMINNSOIAY ZeI0

(z-z) somL'y D{Iz1 Jusuy Aurenyn) amoyrupomazidiod nzeimz aoklnzArapyereyd
‘zur'qey Jp-joid yneN eltwapeyy QuZIAMNA[a 1 dufempns ‘duzokido eruepeq | L661-p66] BB BU Ll
VNIV
yoAmordndwoy yruyoay Loowod Azid
[0Auzo£12103) T[POW Y1 T IISOMIJJ0ISIZO YOS
D{SUS[['Y Ajis1aAtu() | -Am 0zpIeq eu yoAuo[eds mopep[n yoAuzojjou
Zurqey Jpjoid | [eOTUYOI] 31e)§ JIWIPEIA -owr yoAmorurparu sruemoppford 1 ezifeuy | 9661-5661 BIE] BU 91
3mqgs10194°1S :
‘QInsuy [BOTUYIS
DISUSR['Y -001SAY{ 9JJO] SIIUADS 1NFH ndA) yoepezifzid m uemosolsez
‘zurqey Jp-joid JO AWdpeOY URISSTY | OP JNNIS BIUBZIEMIAM 130[0UYI) T AFELIdJEIA] 9661-S661 BIE] BU ST
(81-2) Anstway)) Jo YoAuemOoNZSaTwop
eysmoyzoeleq'y | Anoey ‘KisaArun) es 14oK1s£20 YQIVRTIS 1 *ORTIS MONZRIMZ
‘qey Jp-joid AOJSOJA| AOSOUOWIOT] | QUZOIWAYD-0NAZIJ BIUBPR(Q ZBIO JSOIZM T BZAJUAS L661-661 ®Ie] BU Pl
vIsod
TALLI Auoxs az uzo1ueidez
AzioyRZITRYy JBUI ], Amoun "jop aue( “dy

108



(81-2) | A0AT ‘LVYVI Uonod[g
ZOIMAISEYNF [ | UWIddUO)) uonewedewy JOAMOISSB] UBMOSO)SBZ
Zurqey Ip-oop uononpold dYnuaIog Op MOFeIZSATY d1uepeq 1 AUEMAWAZNG | 9661-S661 BRI BU | [T
(91-7) | A0AT LYYV uondd[g
ZOIMOJBWOY'S |  UIddU0)) uonewes[ewy [amopAiqAy n3ojouyos)
"ZU1 Ip uonoNpoIJ dYNUAIS [amomisremoqnid e[p mojeLajew AruemoserdQ 9661-S661 BIE] BU 0z
(81-7) | A°MT CLVIVY uonosg yoKkokzpomazidpeu misrem yoAmormieradua)
ESMONZIkled Y wId0U0)) uonewWeI[eWyY -0)osAm e[p Azoppod oxel QD gV
-qey ap-joid uononpold SYnudIdg yoepeIZsAn| M yoAmonyund moRya)e dtuepeq | L661-S661 BIE[BU [ 6]
AQTY ‘AoyTupoAoIdn[og | 99TUOMNI[S M UBMOSOISEZ B[P 1931s19dns 1 901G 1
(z-2) Az1,] 3nsuy Autenyn) | 1§ yoAurelsyeirds misrem yoAuzokido 1 yoLuzoln
sseg’[ Zul JBw JneN efiwapeyy -J2[° YoAUTRIMD[NNS [0SOMIOSBEM JTUBPRY | L661-S661 B BU 81
TIALLI Auoxis 3z uzotueIsez
Az101RZI[By JeuR | Amowmn “10p aue(] d

109



YoAMONAIs
IST[Iq L (ORRLIdIBW M UBMOSO0]SBZ B[p {QUS-3Yy
(1°¢-2) ‘NBmeIdIA INSU] 1znin) | yoeAzodwoy m moxzsold eruezremiAm
TPV ZutIp piqndsay yneN efiwapeyy 1gojouyod) efoezijewido 1 eruepeg L661-S661 Ble[BU | T
VIZad
-2) o3amouonsudew n3ulraynds Bpojow 9661-S661 ®Ie]
D{SMazsewo] ‘H Judwedd(] SADUAOG | SUBZIBMIAM dIMONUI[) AMISIEM 2dBZpom | BU AZomepeg weiSord
"ZUl'qey] Ip*o0p 1B PI[OS JUAD) JO ANSIdATU() | -dzidpeu amoineraduraloyosAm anjudr) pysli3[ag-oysjod I
vIOTId
TALLI Auoxs oz TuZoIueIsez
Az101RZI[RY jewd ] Amoun "10p aue(] il

(NATINNZOWOd /MOINN AIMVISAOd VN)
LANZDINVIODVZ ADVIAJTQISM rAZDMVAVI-OMOMNVN MOLVINAL ZVIAM

L Mruzdkpez

110




(suzoreisAnjouru Adois) yoAuemiynas

i e Qom -w/w juaunaeda( so1SAYJ | -ouBu MOFRLIdIBW OAUZOAIDUS U [050M
..pmn Ip ‘joxd SSUTA JO [00YO§ OpPEIOJO) -1o§epM 1 1050U[IqeIS Ampynas eruepegy 8661-S661 ©iE| BU 9
[amoruazoby
Koead 1 ,,n3uneay,, yoeyuniem
m eI [omox£)saz 1foue)sAzal Aueruyz
A103RI0QR] YOAMOP{BIUOY MOFRLISJBWT TWAMOY]
(1°€=2) SUOT}IdUUOIIIU] PAOUBAPY -1AZn TWRIOSOMIISEIM 1 BIp[NOsonyIw
TPM Y ZU1 Ip KJISIDATU() 2]BIS OOIXIJN MAN |  ‘wapepys Azpdrwod 1050uza[ez eruepeg L661-S661 BIe] Bu S
ANOZDONAIrZ
ANVLS
DISUR[3[ 'V SNIU[IA ‘SOISAUJ [ 19SOMI[I0ISIZI YIIOSAM OZpPJeq YIAMOY
‘zurqey Jp ‘joxd JIOJONPUOIIWAS JO AJmnsu] -tunomazidiod yormpnns m Awnzg 8661-S661 BIR] BU
FqeqIp 3 : : 61 ®1e[ 14
VMIIT
NREIEINEDNR]
(81-7) ‘YIMoID) [ISAI)) JO AI0JBIOQE ]
BYSMONZORlEd Y S90URINS YlIBH JO aymusuf 039n[s[eY20Z)) BPOJoW YIAMONUS[}
qey %. Joid 1Yo21)() JO ANSIOATU() )81 |  MOFRIZSAD 1SOIZM 1 BLIOJ) - BISO[OJIOJA] 9661-7661 ®le| BU €
VIONV'TOH
TIALI Auoxs 3z uZoTueI3ez
JVAT7AN 20 JeWd Amoun "J0p aue(] “dg

1411



mouo[ waruarunygs niuezsanu

(2) " o
somy vy yoAueppod eIWRIO-[BIOW YOBMISIEM
-zt *qey 1p Joxd 0Jeu3a7] Ip I[BUOIZEN LI0JBIOqR] M yoAurempnns uerwazid eruepeg 8661-S661 ©IE[ BU 01
(@2 A8,V UoAmoxupomazidiod
SOML 'V | 1911[eD "D By1zI] 1p ojuawnredi(q MONZBIMZ YORINDNISOIAAY M
Zut "qeq Jp Joxd | eaopeq 1p npms 1Sep Ansioatun | 1foesyera yor 1 yezdideu eloezAranyerey) L661-5661 e BU 6
AHDOIM
OTUOIIO[H JO ﬁoowmmwooﬂwmw Sperosi
: e[ eu [omoyne
(91-2) SRS %owawo% A aww&
ZOIMOJBUIYOY °S bni e s pegenie Bac e o 1 90kzpomazid Kised apnzo010] IMON : iy
Zurap | ~PROPIA KISUATU[) X3SIPPIA -K1g-0ysjoq weisolg g
VINVLAYY
VITIIM
Koow 1I91Rq
[oAuzo£19319u2030s Am
91-2) A10jR10qRT UONEOIddY 1 oAUZOTUOID [
ZJIMOJBWTIY 'S pue SuIssa001J S[eLIRIRIA uazokjod 19918 YoAUBMOSUBMERZ OP
"ZU1 Ip AYNISIDATU() 9181 BPLIO[] JOAUBMOSO0)S MOFeLIdJBW druemooridQ L661-S661 ©IE] BU L
TALLI Auoxs 9z uzotueIdez
Kz107RZ1[BY Jewd |, Amoun ‘J0p aue(] “dg

1N



ISITIQ L ‘NBIN{[ERIA IUSUT

197 wnipuadAs | nznuin piiqndsay yneN elffwapeyy ZpepeI "V Zul Ip b
VIZMADO
juaunreda(y
0Z-Z Amo3neu zejs SOISAUJ BLIPUBXA[Y JO AJISISATU() IPBJA] UISSEY [IqeN Ip €
LdIDd
. 430§ ‘A (4
JSUTIAl "AO[[ELISEWOIpEY
9-7 amoyneu BluBpEeq sy (TS, [91BAOPI[SS[-OUYNEN Ao[ud ‘g I
SNAOFVIA
JALLI .
pPepR[RZ Aoeadrodsm 1apeIey) 1fonyAjsur jop sue(q o3amodneu exrumodeld Jop aueq d1

- (VIONAJALS ‘AZVI1S ‘VINVAve)
AIALLI Z HOADVNOVIdIQdSM ADINVIOIVZ Z HOAMOMNNVN MOMINAMODVId ZVIAM

8 Yruzokyez

113




PISZIQIY S 1p 81
yngloutop ‘W | L1
Jeyns ‘g 1p 91
ealeus Y ¢l
moum 1foezifeas ‘Koerdiodsm DJOIAES "V Ip Tl
moueld ‘uepeq mourerdoid urpdoyoid ‘1 €1
81-Z ‘1leyrqnd yoAujodsm 1osan AOAT ‘1L VYV UOIOSH WIdOU0)) SQUIAN ‘A Zl
91-Z QIUBIMEBWIO ‘9MOMNEBU BIUBPE]Q | UONBWES[BWY UONONPOIJ dYIUAIIS DISAOYIR]A 'V ‘Joid 1
ASTY] 015Ky J 1039NPUODTWAS JO
2 amOMNEU BIUEPEq | A)MNSU] Aureny() yneN efiwapeyy aozig "L joid | 0f
AT ‘AOYIUpOAOIdN|Od DYIZL] [odays 7 1p 6
17 aMmONNEeU BIUEpEq ymusuy Aureny) yneN eliwapeyy BAOUQWIAG D) I 8
VNIV
eMYSOIN 'SNT0d
317 aMmOMNEU BIUBpEq 9ZOMEPRG-OMONNEBN WU NNQWILNPO "V Ip 3
AnsTway) Jo Anoe, AJISISAIU()
_1-Z aMOMNEU BIUBpRq 9]B1S AOISOJA] AOSOUOTIO'] BUIWIZ ') Ip 9
A3ojoutypa ]
[eorway) duty jo aymnsuy £
81-Z TALLI wnipuadA)s | -ISISATU[) 9]B)S AOISOJA] AOSOUOWO ]
A0YOQno[n 'y I3w S
vVISOd
JALI
pepez Koeadpodsm 1apyeIRy) 1fomAjsur jJop aue(q oZamoyneu eyrumoderd J0p aue(y “d

114



Zalycznik 9

WYKAZ ZAGRANICZNYCH JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAW-
CZYCH, Z KTORYMI WSPOELPRACOWAL ITME

BIALORUS
1. Akademija Nauk Belarusi Fiziko-Techniceskij Institut, Minsk
2. Naucno-Issledovatel'skij Institut Radiomateriallov, Minsk

BELGIA
3. University of Gent, Solid State Sciences Department
- Laboratory of Solid State Physics
- Laboratorium Voor Kristallografie en Studie van de Vaste Staf

FRANCJA

4. Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (CSNSM),
Orsay

5. Universite Claude Bernard, Lyon
- Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescences
- Institut de Physique Nucleaire

6. Institut National des Sciences Appliques de Lyon

GRUZJA
7. Akademija Nauk Respubliki Gruzii Institut Metalurgii, Tbilisi

HOLANDIA

8. University of Utrecht Institute of Earth Sciences Laboratory of Crystal Growth
State

LITWA
9. Institute of Semiconductor Physics, Vilnius

NIEMCY

10. ALCATEL SEL AG, Research Center Opto-Electronics Division ZFZ/WO,
Stuttgart

11. Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY-HASYLAB Hamburger
Synchrotronstrahlungslabor

12. Friedrich Schiller Universitit Institut fiir Festkorperphysik, Jena

13. Institut fiir Kristallziichtung im Forschungsverband (IKZ), Berlin

14. Technische Universtitit Carolo-Wilhelmina Institut fiir Metallphysic und
Nukleare Festkorperphysic, Braunschweig

15. Universitit Duisburg Laboratorium fiir Angewandte Physik

16. Technische Hochschule Darmstadt Institut fiir Hochfrequenztechnik
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ROSJA
17. Centrum Naukowo-Badawcze POLUS, Moskwa
18. Academy of Sciences loffe Physico-Technical Institute Russian, St.Petersburg
19. Lomonosov Moscov State University
- Faculty of Chemistry
- Institute of Fine Chemical Technology
20. Vladimir State Technical University

STANY ZJEDNOCZONE
21. New Mexico State University Advanced Interconnections Laboratory
22. Colorado School of Mines Physics Department
23. Florida State University
- Materials Processing and Application Laboratory
- Faculty Mechanical Engineering

UKRAINA

24. Scientific Production Amalgamation Concern Electron KARAT, Lvov
25. Akademija Nauk Ukrainy Institut Fiziki Poluprovodnikov, Kiev

26. Akademija Nauk Ukrainy Institute of Semiconductor Physics, Kiev
27. Lvov University of Technology Faculty of Electrophysics

WIELKA BRYTANIA

28. Middlesex University Microelectronics Research Centre
London School of Electronic Engineering

29. University of Southampton Optoelectronics Research Centre

30. University of London Department of Physics, Royal Holloway

WLOCHY
31. University degli Studii di Padova Dipartimento di Fizika G.Galilei
32. Laboratori Nazionali di Legnaro
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Zalgcznik 11

WYKAZ KRAJOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH,
Z KTORYMI WSPOLPRACOWAL ITME

Ep: Dane dot. jednostki naukowo-badawczej
1 Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow
Instytut Elektroniki

Wydz. Fizyki i Techniki Jadrowej
Wydz. Inzynierii Materiatowej i Ceramiki

Instytut Chemii Przemystowej, Warszawa

Instytut Elektrotechniki, Warszawa

Instytut Energii Atomowej, Warszawa

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

Instytut Metali Niezelaznych, Gliwice

2
3
4
3 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
6
i
8

Instytut Obrobki Skrawaniem, Krakéw

9 Instytut Optyki Stosowanej, Warszawa

10 Instytut Probleméw Jadrowych, Warszawa- Swierk

11 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa

12 Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa

13 Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa

14 Klub Polskich Laboratoriow Badawczych POLLAB

15 Osrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki Hybrydowe;j i
Rezystorow, Krakéw

16 Politechnika Lodzka

Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowe;j

Instytut Aparatéw Elektrycznych

Instytut Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Instytut Inzynierii Materiatlowej i Technik Bezwiérowych

17 Politechnika Poznanska

18 Politechnika Warszawska
Instytut Fizyki
Instytut Konstrukcji Przyrzadéw Precyzyjnych i Optycznych
Instytut Maszyn i Konstrukcji

Instytut Mikro i Optoelektroniki

Instytut Podstaw Elektroniki

Instytut Technologii Ciata Statego

Wydz. Elektroniki i Technik Informacyjnych
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LDt

Dane dot. jednostki naukowo-badawczej

Wydz. Inzynierii Materiatowe;j

Wydz. Mechaniczno-Technologiczny Katedra i Zaktad
Spawalnictwa

Wydz. Mechaniki Precyzyjne;j

Zaktad Inzynierii Spajania

19

Politechnika Wroctawska
Instytut Technologii Elektronowe;j

20

Polska Akademia Nauk
Instytut Chemii Fizycznej, Warszawa
Instytut Fizyki Molekularnej, Poznan
Instytut Fizyki, Warszawa
Instytut Geofizyki, Warszawa
Instytut Niskich Temperatur i Badan
Strukturalnych, Wroctaw
Komitet Chemii Analitycznej, Warszawa
Komisja Nieorganicznej Analizy Sladowej, Warszawa
Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej, Warszawa

21

Uniwersytet im. M. Curie-Sklodowskiej
Instytut Fizyki, Lublin

22

Uniwersytet Slaski
Instytut Chemii, Katowice

23

Uniwersytet im. M. Kopernika
Instytut Fizyki, Torun

24

Uniwersytet Warszawski
Instytut Fizyki Doswiadczalnej Zaktad Fizyki Ciata Statego
Laboratorium Cigzkich Jonéw
Wydz. Chemii

25

\%jskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Instytut Fizyki i Syntezy Laserowe;j
Instytut Materialoznawstwa i Mechaniki Zaktad Mechaniki
Ogolnej
Instytut Podstaw Elektroniki
Instytut Optoelektroniki
Wydz. Fizyki Technicznej

26

Woiskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Rembertow
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Zalacznik 12

WYKAZ PRACOYVNIK()W ITME NALEZACYCH DO INSTYTUCJI I
STOWARZYSZEN NAUKOWYCH

a) miedzynarodowych i zagranicznych

Lp. Nazwa instytucji, stowarzyszenia W Czlonkowie
1 Associazione Italiana di Mettalurgia, Italy Z. Librant,
D. Kalinski,
W. Olesinska
2 Boehmische Physical Society, USA A. Turos
3 British Crystallographic Association (BCA) W. Wierzchowski
A Deutsche Gesellschaft fiir Kristallwachstum und | A. Pajaczkowska
Kristallziichtung (DGKK)
5 European Synchrotron Radiation Society W. Wierzchowski
(ESRS)
6 The Institute of Electrical and Electronics L. Dobrzanski,
Engineers (IEEE), USA A. Jelenski
W. Soluch
i/ Inter-Synop on Surface Waves and Layered J. Kapelewski
Structures
8 International Committee for Composites K. Pietrzak
Engineering
9 International Council on Applied Mineralogy A. Szymanski
10 International Institute Science of Sintering W. Wiosinski
(1ISS)
11 International Society for Solid State Ionics 1. Kosacki
12 International Society for the Interaction of J. Kapelewski
Mechanics and Mathematics
13 International Society of Hybrid Microelectronics | S. Achmatowicz,
(ISHM) M. Jakubowska,
A. Marczak,
A. Mlozniak,
E. Zwierkowska
14 Materials Research Society (MRS), USA P. Kaminski,
M. Kopcewicz,
T. Lukasiewicz
15 The American Physical Society (APS) M. Kopcewicz
16 The American Welding Society W. Wiosinski
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Lp. Nazwa instytucji, stowarzyszenia Cztonkowie
17 The Minerals, Metals & Materials Society M. Czub,
(MMM), USA W. Strupiniski
18 The International Society for Optical A. Bajor
Engineering (SPIE), USA L. Kociszewski,
R. Stepien
19 Union Radio-Scentifique Internationale (URSI), | A. Jelenski
USA
b) krajowych
p: Nazwa instytucji, stowarzyszenia Czionkowie
1 Klub Polskich Laboratoriéw Badawczych W. Sokolowska
POLLAB
2 Miedzynarodowe Stowarzyszenie Optykow i A. Bajor,
Optoelektronikéw - Sekcja Polska L. Kociszewski,
R. Stgpien
3 Polska Akademia Nauk
Czlonek rzeczywisty W. Rosinski,
Cztonek - korespondent W. Wiosinski,
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji - A. Jelenski,
Sekcja Technologii Elektronowej i Materiatéw | Z. Librant,
Elektronicznych A. Szymanski
Komitet Nauki o Materiatach, Sekcja Tworzyw | Z. Librant
Ceramicznych A. Szymanski
B Polski Komitet Optoelektroniki L. Kociszewski,
R. Stepien
> Polskie Forum ISO 9000 W. Sokotowska
6 Poskie Towarzystwo Badan Radiacyjnych Z. Luczynski
7 Polskie Towarzystwo Ceramiczne L. Kociszewski,
Z, Librant, *°
W. Olesinska,
R. Stepien,
H. Tomaszewski
8 Polskie Towarzystwo Chemiczne D. Pawlak,
J. Zachara
9 Polskie Towarzystwo Fizyczne M. Kopcewicz
10 Polskie Towarzystwo Materialoznawcze Z. Librant
11 Polskie Towarzystwo Materiatow W. Olesinska,
Kompozytowych, Sekcja Kompozytow K. Pietrzak
| ceramicznych




Lp.

Nazwa instytucji, stowarzyszenia

Czlonkowie

12

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

I..¥1ozek;
L. Kociszewski,
A. Szymanski

13

Polskie Towarzystwo Promieniowania
Synchrotronowego

W. Wierzchowski

14

Polskie Towarzystwo Prézniowe

M. Kopcewicz,
A. Turos

15

Polskie Towarzystwo Zastosowan
Elektromagnetyzmu

J. Kapelewski

16

Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowe;j

J. Hechner,
A. Jelenski,
K. Pietrzak,
W. Soluch,
T. Wrébel

17

Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatlow

A. Bajor,

M. Czub,

Z. Frukacz,

W. Giersz,

A. Gloubokov,
A. Hruban,

B. Kaczmarek,

J. Kisielewski,

A. Klos,

Z. Luczynski,

T. Lukasiewicz,
K. Mazur,

A. Pajaczkowska,
I. Pracka,

J. Sass,

W. Strupinski,
W. Szyrski,

M. Swirkowicz,
W. Wierzchowski

18

Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich

A. Jelenski
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Zalgcznik 16

WYKAZ SEMINARIOW NAUKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

ITME
Lp. Temat Dane dot. Data
wyglaszajacego
1 Erbium doped optical devices | dr B.Jaskorzynska 01.03
(Institute of Optical
Research, Stockholm,
Sweden)
2 Wplyw atmosfery H,O, CO,, | doc.dr Z.Librant 01.13
NH; w wysokich tem- (ITME Z-4)
peraturach na wlasciwosci
mechaniczne ceramiki
3 Model pola temperatur auto- | mgr W.Hofman 01.20
klawu (wprowadzenie do (ITME Z-18)
tematu rozprawy doktorskiej)
- Podstawy magnetycznego re- | mgr D.Pawlak 01.27
zonansu jadrowego w ciatach | (ITME Z-18)
statych
5 Zaawansowane technologie dr inz. W.Strupinski 02.10
cienkowarstwowe - MOCVD | (ITME Z-15.1)
6 Badanie metoda kanatlowania | mgr J.Kaczanowski 03.03
jonow krysztatow GaAs (ITME Z-2/1PJ)
zawierajacych defekty punk-
towe, wytracenia i warstwy
epitaksjalne
7 Otrzymywanie i wlasnosci mgr inz. R. Fleszar 03.10
azotku tytanu (TiN) metoda (ITME Z-6)
PVD (Physical Vapour De-
position)
8 Lasery impulsowe AlGaAs dr inz. A.Malag 03.17
wykonane technika MOCVD | (ITME Z-15.1/ITE)
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Lp. Temat Dane dot. Data
wyglaszajacego
9 Implantacyjne domiesz- mgr inZ. 03.24
kowanie potizolacyjnego G. Gawlik
GaAs krzemem (ITME Z-2)
10 Otrzymywanie krysztatow mgr Z. Frukacz 03.31
YAG: Cr** i YAP:RE *do | (ITME Z-18)
zastosowan laserowych
11 Automatyzacja urzadzenia do | dr hab. M.Berkowski 04.06
wyciagania monokrysztaléw | (Instytut Fizyki PAN)
metoda Czochralskiego
12 Wewngtrzny system zapew- | drinz. 04.07
nienia jakosci w labo- W. Sokotowska
ratoriach badawczych (ITME Z-1)
13 Niektore problemy i metody | mgr inz. A.Bajor 04.21
badan niejednorodnosci (ITME Z-18)
optycznej krysztalow
14 Zastosowanie topografii syn- | dr hab. 04.28
chrotronowej i numerycznej | W.Wierzchowski
symulacji obrazu defektow (ITME Z-2)
15 Activity in crystal growth at | prof. K.Benz 05.26
the, Albert-Ludwig's Univer- | (Albert Ludwig's
sity Freiburg Universitit
Kristallographische
Institut, Freiburg,
Germany)
16 Wykrywanie i analiza wo- dr L.Wielunski 06.02
doru w warstwach powierz- (CSRIO, Sydney,
chniowych Australia)
17 Substrate crystals for HTSC | mgr A.Gloubokov 06.05
thin films (ITME Z-18)
18 Wyniki dotychczasowych doc.dr hab.inz. 06.09
badan wiasnosci optycznych | M.Malinowski
domieszkowanych mono- (ITME Z-18/

krysztalow niobianu litu

Polit. Warszawska)
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Lp. Temat Dane dot. Data
wyglaszajacego
19 Rentgenowska analiza fluo- | dr hab. M.Pajek 06.13
roscencyjna z catkowitym (WSP, Kielce)
odbiciem wiazki wzbudzaja-
cej, jako superczuta metoda
wykrywania zanieczyszczen
powierzchniowych
20 Efekt Mgssbauera i jego zas- | prof.dr hab. 06.23
tosowania M.Kopcewicz
(ITME Z-1)
21 Advanced epitaxial growth of | dr D.Nelson _ 06.29
A"BY layers by MOCVD (Epitaxial Products
method International Ltd)
22 Struktura i wlasnosci mag- mgr inz. A.Grabias 06.30
netyczne monokrystalicz- (ITME Z-1)
nych stopéw FeZrBCu
23 The role of oxide and water dr M.Kenny 09.04
impurities in silicon surfaces | (CSIRO, Australia)
with regard to an alternative
definition of the kilogram
24 Badanie stabilno$ci termicz- | mgr S.Kwiatkowski 09.22
nej ukfadu metal-zwiazki (ITME Z-2/1PJ)
pélprzewodnikowe A"B’
' 25 | ITME at CERN prof.dr hab.inz. 10.13
A.Turos
(ITME Z-2)
26 Wybrane problemy badan dr inz. J.Zachara 10.20
rentgenostrukturalnych mo- (ITME Z-18/
nokrysztatéw zwiazkow tle- | Polit. Warszawska
nowych Wydz.Chemii)
27 Economic opportunities with | dr P.Lerch 11.23
microsystem technologies (Ecole Politechnique

Federale de Lausanne,
Institute of Microsys-
tems, Switzerland)




Ep. Temat Dane dot. Data
wyglaszajacego
28 Otrzymywanie i wiasnosci dr A.Okhrim¢uk 11.24
YAG: Cr* - prace pro- (Centrum Naukowo-
wadzone w Instytucie Badawcze POLUS,
POLUS Moskwa, Rosja)
29 Struktura i wiasnosci mag- mgr inz. A.Grabias 12.01
netyczne monokrystalicz- (ITME Z-1)
nych stopéw FeZrBCu (tezy
rozprawy doktorskiej)
30 Naturalny UO, (uraninit) prof.dr hab. 12.08
jako analog zuzytego paliwa | J.Janeczek
jadrowego (Uniwersytet Slaski
Wydz.Nauk o Ziemi,
Sosnowiec)
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WYKAZ SEMINARIOW NAUKOWYCH PROWADZONYCH

PRZEZ PRACOWNIKOW ITME POZA INSTYTUTEM

Zalgceznik 17

HTSc: krystalizacja i
wiasnosci

Lp. Temat Dane dot. wyglaszajacego, Data
miejsce
1 The correlation between mgr inz. Z.Galazka (Z-18) 03.04
temperature field and Institut fir Kristallziichtung
shear stress distribution in | im Forschungsverband (IKZ),
single crystals obtained Berlin
by the Czochralski
technique
2 Badanie warstwy przej$- | drinz. K.Pietrzak (Z-4) 05.22
ciowej widkno weglowe- | Politechnika Warszawska
miedz Zaktad Spawalnictwa
3 Badania nad materiatami prof.d.r hab.i.nz.A.J elenski 05.22
dla cel6w optoelektroniki | Polski Komitet Opto-
elektroniki SEP
4 Zjawiska migracji dr J.Jagielski (Z-2) 06.09
atoméw domieszek im- PolitechnikaWarszawska
plantowanych w metalach | Wydz. Inzynierii
Materiatowe;j
5 Luty kompozytowe Ag- mgr inz. D.Kalinski 06.12
Cu-widékno weglowe PolitechnikaWarszawska
Zaktad Spawalnictwa
6 | Wypalanie wyrobow dr M. Boniecki (Z-1) 10.14
korundowych w wy- Politechnika Wroctawska
sokich temperaturach i Zaktad Technologii Materia-
réznych atmosferach tow Kompozytowych i Spec-
ochronnych jalnych Instytutu Budow-
nictwa
7 Monokrysztaty tlenkowe | prof.dr hab. A.Pajaczkowska 11.2%
- podtoza pod warstwy Politechnika Poznanska

Instytut Fizyki
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Zalgcznik 18

WYKAZ KURSOW I SEMINARIOW SZKOLENIOWYCH, W KTO-

RYCH BRALI UDZIAL PRACOWNICY ITME

skiego prowadzony w
ITME

Lp. Tytul Rodzaj szko- Termin Liczba
lenia: kurs (K), uczestnikow
seminarium (S)
1 Seminarium dla S 02.07 1
ekonomistow: Sktadki
ZUS
2 Nauka'95 S 02.17 1
3 Podatek dochodowy S 03.02 1
od oséb fizycznych w
1995 roku
4 Dziatalnos¢ j.b.r. S 06.07 1
5 Najnowsze zmiany w S 09.29 1
systemie ubezpiecze-
nia spotecznego
6 Obowiazek zaktadu S 10.27 1
pracy w zakresie
rocznego rozliczenia
podatku
7 Kurs komputerowy K 10.02-06 1
8 Bilans 1995 K 10.29 1
9 Szkolenie dla kas- K 12.08-10 1
jeréw: Rozpoznawanie
autentycznosci
krajowych i za-
granicznych znakow
pieni¢znych
10 Kurs jezyka angiel- K 01-12 65
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C¢) zwiledzanie Ilaporatoriow 11NME 1 zapoziawanic Sle £ CLiiiiologiaii
badawczymi
Lp. Uczestnicy Zaktady zwie- Termin Liczba
dzane uczestni-
kow

1 Politechnika Warszawska | Z-5, Z-6, Z-10.1, 01.19 20
Wydz. Mechainki Z-18
Precyzyjnej

2 Politechnika Warszawska Z-18 11.03 23
Wydz. Inzynierii
Materialowej

3 Politechnika Warszawska Z-10.1, 11513 15
Wydz.Inzynierii Z-18
Materiatlowej

4 Politechnika Warszawska Z-2 12.20 22
Instytut Konstrukcji Przy-
rzadéw Precyzyjnych i
Optycznych

5 Politechnika $.6dzka Z-2,7-15.1, 12.21 13
Wydz.Fizyki Technicznej Z-18
i Matematyki Stosowanej
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UDZIAL

ITME W MIEDZYNARODOWYCH 1

WYSTAWACH/TARGACH: WYKAZ

Zalgcznik 20

KRAJOWYCH

Lp. Nazwa Termin, miejsce
1 EUROMED'"95 (Sonderschau Innovation Ost) | 03.16-18, Lipsk, Niemcy
2 OPTO'"95 03.27, Paryz, Francja
3 DENTEXPO'95 - Migdzynarodowe Targi 04.26-29, Warszawa
Stomatologiczne
4 LAS'MED'95 - Zastosowanie Laseréw w 04.27-29, Zegrze
Medycynie
5 ICCG XI International Conference on Crystal | 06.18-23, Haga, Holandia
Growth Exhibition
6 Silicon Germanium High Speed Electronics 07.13-24, Erice, Wiochy
Exhibition
7 Salon de la Physique 10.02, Paryz, Francja
8 TAREL'9S - VI Targi Elektrotechniki. Te- 10.26-29, Wroctaw
lekomunikacji i Elektrotechniki
9 OPTIC'95 11.06, Paryz, Francja
10 Hi-Tech w Polsce 11.09, Warszawa
11 INPRO'9S - III Targi Wynalazczosci i No- 11.15-17, Bydgoszcz
woczesnej Techniki
12 Poland at CERN 11.28-12.02 Genewa,

Szwajcaria
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WYKAZ ODBIORCOW PRODUKTOW I USLUG ITME

a) zagranicznych (eksport)

ARFRYKA POLUDNIOWA
University of Port Elizabeth

BELGIA
Universiteit Gent Vakgroep Vaste-Stofwetenschappen

BIALORUS
HIS-RODOS Co., Ltd
Institut Radiomateriallov, Minsk

FRANCJA
Applications Couches Minces
Schlumberger Industries
Sociéte Européenne de Systemes Optiqués

HISZPANIA
CSIC Instituto de Microelectronica de Madrido

HOLANDIA
ES CE TE by Single Crystal Technology
Philips Ce

HONG KONG
Hua Ko Electronics Co. Ltd

IRLANDIA
General Semiconductor Ind.

IZRAEL
The Weizmann Institute of Science

KANADA
FSF Research Tech Co.
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KOREA
Optel Semiconductor

NIEMCY
ALCATEL SEL AG Optoelectronic Division
Crystec GmbH
Crystal GmbH
Deutsche Telekom FTZ
Institut fiir Hochfrequenztechnik Technische Hochschule, Darmstadt
Mateck
Paul-Drude-Inst.Festk.Elektr.(Forschungsverband Berlin E.V.)
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Tele-Filter GmbH
Thomson Microsonics

RUMUNIA
Electronica Consumer Electronics

STANY ZJEDNOCZONE
Crystal Specialities, Inc.
Bimrose Corporation of America
EL-CAT
FAMU/FSU College Engineering Dept. of Mechanical Engineering
Hewlett-Packard Company
MACOM
Materials Technology International
Marketech International
Revtec
Riotech Inc.
Semiconductor of Manchester Institute of Science and Technology
Semiconductor Processing
Transition Technology Int.
Yale University

SZWAJCARIA
ETH

TAIWAN, R.O.C.
Conary Enterprise Co.
Episil Technologies Inc.

WEGRY
Research Institute for Technical Physics H.A.S.
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WIELKA BRYTANIA
ERA Technology Ltd.
Interdisciplinary Research Centre (Imperial College)
Metal Crystals and Oxides Ltd.
Semimetrics Ltd.

b) krajowych

- placowki naukowo-badawcze

Akademia Gérniczo-Hutnicza

Instytut Chemii i Techniki Jadrowej

Instytut Technologii Elektronowej

Instytut Tele i Radiotechniczny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorow
Politechnika Gdanska

Politechnika Slaska

Politechnika Warszawska

Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiarow

Uniwersytet Jagiellonski

Wojskowa Akademia Techniczna

- krajowe podmioty gospodarcze

AMBER, Warszawa

BETA-ERG, Warszawa

BOB-PRECOPTIC S.C., Warszawa

BIAZET, Biatystok

BOMET SA, Barlinek

CEMAT'70, Warszawa

CEMAT-SILICON SA, Warszawa

Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy POLAM, Warszawa
Centrum Techniki Laserowej - Laser Instruments, Warszawa
CERAD, Warszawa

COBRO Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowan, Wirszawa
CURTIS ELECTRONICS, Miawa

DAEWOO ELECTRONICS
DIORA, Dzierzoniéw
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DOMEDIC, Lodz

DORAPOL, Warszawa

ELEMIS WZT, Warszawa

ELPEX, Warszawa

ESO Co. Ltd Warszawa ’

Huta Ostrowiec S.A., Ostrowiec Swigtokrzyski
HYBRES, Rzeszow

HYBRYD, Zabrze

JM SAT Centrum Telewizji Kablowej, Gorzow Wlkp.
JSP Zaklad Elektroniki Antenowej, Gdansk

JK Electronics, Warszawa

KONEL, Krakow

Kwapisz-Pompy Infuzyjne, Warszawa
LAMINA SA, Warszawa

LARS, Warszawa

Laser Instruments, Warszawa

MAROMER, Halinow

MEDICAL Instruments, Warszawa
MEDITECHNIKA, Warszawa
MEDCENTRUM Zaktad Techniki Laserowej, Katowice
OMEGA Zak}ad Elektroniczny, Pszczotki
OMIG SA, Warszawa

ORBIT, Warszawa

PELEELECTRIC Zaktad Warystoréw Tlenkowych, Wroctaw
PHILIPS-LIGHTING, Pita

POLFA TARCHOMIN, Warszawa

PROELCO, Pruszcz Gdanski

PROFORMER, Wesota

RADMOR Zakiady Radiowe, Gdynia

ROMET, Poznan

SOLARIS OPTICS SA, Warszawa

TELPOD, Krakéw

THOMPSON-POLKOLOR, Piaseczno
TONSIL, Wrzesnia

UNIMOR, Gdansk

UNITRA-CEMI, Lgczna

VIGO SENSOR SA, Warszawa

VIGOTOR, Torun

Wojskowe Zaktady Lotnicze, Warszawa

Zaklad Aparatury Elektrycznej WOLTAN, Lo6dz
Zaktad Aparatury Laczeniowej, Piaseczno
ZAPE, Bolestawtec

Zesp6t Zaktadow Plytek Ceramicznych, Opoczno
ZELMER, Rzeszéw

ZKC, Kozienice

163


http://rcin.org.pl




.org.pl

In

O
=
S~

.

http



http://rcin.org.pl
http://rcin.org.pl
http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl
http://rcin.org.pl
http://rcin.org.pl

